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La presente invención se refiere a unos perfeccionamientos en 

éntrales de telecomunicación temporal. Una central temporal que lleva co 

¡unicaciones en modulación por impulsos codificados comprende en particular 

rganos de control especializados tales como: un cierto numero de multire-* 

istradores de poca capacidad, marcadores, traductores, y tasadores, que 

.ienen todas una estructura definida que no les permite siempre adaptarse 

ácilmente a una evolución de los equipos que componen la central, con — 

istas a aumentar su capacidad a medida de las necesidades. Dicha central 

e conoce y se describe en los siguientes artículos:

1) Sistema de conmutación electrónico temporal (proyecto FLA- 

'OK) - PIKET (A), MARTIN (j), REVEL (M) Revista COMMUTATION et ELECTRONI- 

;UE nS 12 — Marzo 1.966 páginas 22 a 46.

2) Centro de Conmutación electrónico temporal proyecto PLATON

- PIKET (A), POULIQUEN (J), REVEL (M) Revista COMMUTATIOH et ELECTRCNIQUI!

23 - Octubre 1.968 páginas 22 a 42.

3 ) La conmutación electrónica temporal — TALLEGAS (F), JACOB 

JB), ARPIN Revista TOUTE L'ELECTRONIQUE - Junio 1.972 páginas 51 a 55, 

rulio 1.973 páginas 17 a 22, Octubre 1.972 páginas 25 a 30.

4) Introduction of Integrated P(M Svtching in the French Tele 

ommunication Ketworlt - INTERNATIONAL SYMPOSIUM - Cambridge (Mass). 1972 

¡áginas 470 a 475 — New—York, IEEE, 1.972.

5) El sistema de conmutación electrónico temporal ElO- Congre- 

¡0 AFCET, Rennes 1.973: INFORMATIQUE et TELEC0MMUNICATI0NS - páginas 151

 ̂ 161 - París AFCET, 1.973.

La invención tiene por objeto una central de telecomunicación 

semporal en la que los órganos de control se adaptan a la evolución de lo:

squipos que componen la central.

La invención se refiere a una central de telecomunicación tem 

?oral que comprende una red de conexión, unidades de selección, una base 

le tiempo, un órgano de control conectado a un centro de tratamiento de -
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informaciones, qué se caracteriza porque comprende al menos una unidad de 

control constituida por una parte multirregistradora, y por otra intercam 

biadora conectada por una barra colectora de intercambios a la parte mul- 

tirregistradora que asegura el establecimiento y la ruptura de las comuni 

caciones, asegurando la parte intercambiadora las uniones entre la parte 

multirregistradora y la red de conexiones y las unidades de selección, co 

nectándose la unidad de control a la red de conexiones por líneas de cone 

xión y líneas de órdenes, a las unidades de selección por líneas de ensayi 

y por líneas de marcado y al órgano de control por lineas de control, sus 

tituyendo la unidad de control a los órganos especializados habitualmente 

utilizados en la central temporal*

Según otra característica, la central de telecomunicación tan 

poral comprende dos unidades de control, siendo una principal y la otra — 

subordinada, conectándose las unidades de control entre si por lineas de 

intercambios.

Según otra característica, la parte multirregistradora compreú 

de una memoria macroprograma, y dos conjuntos multirregistradores, conec­

tándose la memoria macroprograma a los dos conjuntos multirregistradores 

a su vez conectados por una barra de intercambios a la parte intercambiad;) 

ra, conteniendo la memoria macroprograma, macroinstrucciones de 48 elemen­

tos binarios cada una y de los cuales los 8 primeros elementos binarios — 

constituyen una orden que define una macroinstruccion.

Otras características de la invención se pondrán de manifiesto 

a continuación con la descripción que sigue de una forma de realización - 

ilustrada por las figuras anexas y en las que:

La figura 1 representa una central de telecomunicaciones que

pone en práctica la invención.

La figura 2 es un esquema de una unidad de control.

La figura 3 representa una parte multirregistradora.

La figura 4 representa una parte intercambiadora.
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Las figuras 5a y 5c representan las señales de la base de tiem 

pos)de la central.

figura 5b representa las señales del módulo reloj de una - 

multirregistradora.

La figura 6a representa el bloque memoria de registrador y lac 

memorias tampón con su circuito de salida.

La figura 6b representa el circuito de direccionado del bloqu: 

memoria del registrador y de las memorias tampón.

La figura 7 representa la memoria macroprograma y el bloque de 

acceso de un multirregistrador.

Las figuras 8a, 8b, 8c dan el formato de las macroinstruccio-

nes.

La figura 9 representa el bloque memoria de instrucciones y 

la lógica de control.

La figura 10 muestra el formato de las instrucciones del mul­

tirregistrador.

La figura 11 representa el módulo receptores de señalización.

La figura 12 representa el módulo emisores de señalización.

La figura 13 representa un bloque entrada/salida.

La figura 14 representa el dispositivo lógico de control.

La figura 15 representa el módulo de direccionado directo e 

indirecto, y el módulo memoria central.

La figura 16 representa el módulo bloque operador.

La figura 17 representa el módulo de tratamiento de las fases, 

el bloque memoria de instrucciones y el módulo de reagrupamiento de las - 

informaciones.

La figura 18 representa el módulo memoria de temporización y

lógica de llamadas prioritarias.

La figura 19 representa el módulo de intercambios unidades de

30 selección
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dos unidades de control.

La figura 21 representa el módulo de intercambios red de co­

nexión.

La figura 22 representa el módulo traductor.

La figura 23 representa una memoria de traducción y el circuí 

to de sincronización.

La figura 24 representa el circuito de selección de direccio- 

nado de las memorias de traducción.

La figura 25 representa el módulo memoria auxilar.

La figura 26 muestra el formato de las instrucciones del in­

tercambiador.

La figura 1 representa una central de telecomunicación que - 

pone en práctica la invención; la central comprende una red de conexiones 

1, unidades de selección tales como 2 y S cuyo número es función de la im 

portancia de la central, dos unidades de control 4 y 5, una base de tiem­

pos 6, un órgano de control 7. Este órgano de control 7 se conecta a un - 

centro de tratamiento de las informaciones CTI.

Las unidades de selección aseguran las uniones entre la central 

y el exterior; estas conexiones ó uniones son aseguradas por multiplex - 

MX; existe por tanto unidades de selección para conectar abonados locales 

directamente a la central, unidades de selección para conectar concentra­

dores distantes, unidades de selección para conectar céntralas de telecomu 

nicaciones temporales, unidades de selección para conectar centrales de — 

telecomunicaciones electromecánicas, unidades de selección para conectar 

puestos de operadoras y puestos receptores de frecuencia. Estas unidades 

de selección, al igual que la red de conexión, son conocidos y no consti­

tuyen el objeto de la invención. Las conexiones de las unidades de selec­

ción con la red de conexión están estandardizadas; estas conexiones son, 

para cada unidad de selección: dos multiplex entrantes ÍREO y LREl, dos -
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¡ultiplcx salientes 1RS0 y IRS1, dos multiplex de señalización L*VS0 y - 

,VS1.

Las unidades de control 4 y 5, idénticas, son el número de do 

)cr razones de seguridad; cada unidad de control coaprende un par multir- 

'egistrador 8 y una parte intercambiadora 3. Cada unidad de selección se 

¡onecta a la parte multirregistrador 8 por una linea de ensayo LT, y a la 

3arte intercambiadora 9 por una línea de marcado LU; cada parte multirre 

;istradora 8 se conecta a la red de conexión 1 por una línea de conexión 

T.Y* cada parte intercambiadora 9 se conecta a la red de conexión por una 

ínea de orden OLX; las partes intercambiadoras de las dos unidades de - 

:ontrol 4 y 5 se conectan entre sí por líneas se intercambios Eüí, y al 

órgano de control 7 por líneas de control LC; el organo de control 7 se 

:onecta a cada unidad de selección por una línea de control de unidad de 

selección LCU; la base de tiempos 6 distribuye a todos los órganos de la 

:entral temporal las señales de reloj necesarias para su funcionamiento'

^as conexiones que conectan las unidades de control 4, 5 a la red de cone 

Rón 1 y a las unidades de selección 2, 3, sustituyen a las que conecta­

do en el arte anterior los multirregistradorcs y los marcadores a la red 

íe conexión y a las unidades de selección, y que no tienen por tanto nece 

sidad de modificarse.

Las dos unidades de control 4 y 5 funcionan en división de - 

bráfico, pero en caso de fallo de una unidad de control, es la otra uni— 

iad de control la que asegura la totalidad del trafico.

La figura 2 es un esquema de una unidad de control, tal como 

i por ejemplo; la parte multirregistradora 8 comprende una memoria macro- 

programa 13, dos conjuntos multirregistradores 10 y 11 idénticos; la memo 

ria macroprograma 13 se conecta a.los dos conjuntos multirregistradores - 

10 y 11. Por razones de comodidad se designará a continuación de la des­

cripción un conjunto multirregistrador por multirregistrador, y una parte 

intercambiadora por intercambiador, sin que ello implique ninguna símilitut
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con órganos conocidos. En una unidad de control, el intercambiador 9 se 

conecta, por una barra de intercambioá LIE, a los dos multirregistradores 

10 y 11.

La figura 3 representa una parte multirregistradora y da el 

esquema dél multirregistrador 10 que comprende: un conjunto lógico de con 

trol 15 constituido por un bloque de acceso 16 a la memoria macroprograma 

13, por una lógica de control 17 y por un bloque memoria de instrucciones 

18; el multirregistrador comprende igualmente un bloque memoria de regis- 

jaradores 19 asociado a un bloque memoria tempón 14, un módulo receptores 

¿e señalización 22, un módulo emisores de señalización 23, un módulo de 

entrada/salida, y un módulo reloj 25. El bloque de acceso 16, la lógica 

de control 17, el bloque memoria tampón 14, los módulos receptores de se­

ñalización 22, emisores de señalización 23, de entrada/salida 24 se conejo 

tan a una barra de información multirregistradora LIMR. El multirregistra­

dor 11 es idéntico al multirregistrador 10; los módulos de entrada/salida 

24 de los multirregistradores 10 y 11 se conectan a la barra de intercam­

bios LIE que conecta los dos multirregistradores 10 y 11 y al intercambia 

dor 9. El bloque de acceso 16 y la lógica de control 17 se conectan, por 

una parte, a la memoria macroprograma 13 por el bable 110 y, por otra, res 

pectivamente por líneas pupitre LTl y LT2 a un pupitre de control de la - 

central; el bloque memoria tampón 14 se conecta al pupitre por el cable - 

116; el módulo receptores de señalización 22 se conecta por las líneas - 

de ensayo LT (una por unidad de selección) a las unidades de selección, 

y el módulo emisores de señalización se conecta a la red de conexión por 

la línea de conexión MIX.

La figura 4 es un esquema de la parte intercambiador 9 que - 

comprende un dispositivo lógico de control 26 que incluye un bloque lógi­

co de control 27 y un bloque de memoria de instrucciones 28, un módulo de 

intercambios entre las dos unidades de control 29, un módulo de intercambí 

red de conexión 30, un módulo de intercambio unidades de selección 31, un
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módulo traductor 32, un módulo mesa 33, un módulo memoria auxilar 34. El 

bloque lógico de control 27 ylos módulos 29 a 34 se conectan a la barra 

de intercambios LIE que conecta el intercambiador a la parte multirregis- 

tradora representada en la figura 3.

El bloque lógico de control 27 se conecta por una línea pupi­

tre L?3 al pupitre de control de la central.

El módulo de intercambios 29 se conecta al órgano de control 

7 por líneas de control LC, y al módulo de intercambio de la parte inter­

cambiador de la otra unidad de control por líneas de intercambios EUI.

El módulo de intercambio red de conexión 30 se conecta a la 

red de conexión 1 por líneas de orden OLE.

El módulo de intercambio unidades de selección se conecta a 

las unidades de selección por líneas de marcado LU.

Antes de describir en detalle un multirregistrador y después 

un intercambiador, se va a presentar en primer.lugar las diferentes seña­

les de reloj que son utilizadas en una central temporal, siendo ya estas 

señales conocidas así como su elaboración.

La figura 5a da la naturaleza de las señales de reloj de las 

bases de tiempo 6 de la central;

— ti es una señal de 3,9 microsegundos de duración de frecuen 

cia 8 kHz y de periodo 125 microsegundos; estas señal se liga a una via 

temporal; si por ejemplo la trama de nn multiplex comprende 32 días tempo 

rales, existe 32 señales ti que son bien entendido, decaladas entre sí — 

3,9 microsegundos.

— 61, 62, 63, 64, 65 son señales de 780 nanosegundos de dura­

ción y de periodo 3,9 microsegundos; estas señales están decaladas 780 na 

nosegundos entre sí.

— m i  au/8 son señales de 490 nanosegundos de duración y de - 

periodo 3,9 microsegundos; estas señales están decaladas 490 nanosegundos 

entre sí.
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- hl y h2 son señales de 120 nanosegundos de duración y de pe 

riodo 780 nanosegundos; están decaladas entre si 300 nanoseguncos.

/I 1 es una señal de 49C nanosegundos de duración y de periodo

980 nanosegundos.

La figura 5b representa, con una escala de tiempos diferentes 

de la de la figura 5a las señales de reloj t^y po a JJ31 que son propor­

cionadas por el módulo reloj 25 de un multirregistrador tal como 10, figur

3.

La sincronización del módulo reloj es proporcionada por la - 

señal t31cu 8 procedentes de la base de tiempos 6 de la central.

-u/es una señal de 245 nanosegundos de duración, y de periodo

490 nanosegundos.

- ^ o  a p31 son señales de 980 nanosegundos de duración y de 

periodo 31,25 microsegundos, decaladas 980 nanosegundos entre sí.

La figura 5c representa las señales TI, T2, T3, T4, T5 proce­

dentes de la base de tiempos; por inversión lógica de estas señales se ob 

tienen las señales complementarias TI, T2, T3, T4, T5. La combinación de 

señales TI a T5 y de señales complementarias Ti a T5 da una vía temporal 

ti, estando referencias las vías temporales tO, ti ... t31 en la figura — 

5c.

A título de ejemplos se tiene por tanto: 

via temporal ti definida por Ti - T2 - T3 - T4 - T5 

via temporal t20 definida por Ti — T2 — T3 — T4 — T5

La recepción de las señales TI a T5 y Ti a T5 permite por - 

tanto obtener, por decodificación, la via temporal ti en la que se encuen 

tra.

La señal TI tiene una duración de 3,9 microsegundos y un pe­

riodo de 7,8 microsegundos.

La señal T2 tiene una duración de 7,8 microsegundos y un periodo de 15,6 

microsegundos;está decalada 3,9 microsegundos con respecto a la señal TI.
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La señal T3 tiene una duración de 15,6 microsegundos y un periodo de 31,25 

microsegundos; está decalada 7,8 microsegundos con respecto a la señal T2. 

La señal T4 tiene una duración de 31,25 microsegundos y un periodo de - 

62,4 microsegundos; está decalada 15,6 microsegundos con respecto a la se 

ñal T3.

La señal T5 tiene una duración de 62,5 microsegundos y un periodo de 125 

microsegundos; está decalada 31,2 microsegundos con respecto a la señal 

T4.

Las vías temporales tO a t31 definen una trama de 125 microsegundos.

En la descripción que sigue, se utilizará las expresiones de 

direccionado temporal y de direccionado espacial. Un direccionado tempo­

ral es una forma de acceso a una memoria en la que la dirección de la pa­

labra memoria a la que se desea acceder es proporcionada por un contador 

bajo la dependencia de la base de tiempos de la central; en esta forma de 

direccionado, se tiene por tanto acceso de forma cíclica a las palabras 

de la memoria. Un direccionado espacial es una forma de acceso a una memo 

ria en la que la dirección de la palabra memoria a la que se desea acceder 

es proporcionada por un registro ó una barra bajo la dependencia del blo­

que memoria de instrucciones; en esta forma de direccionado, se tiene por 

tanto acceso a las palabras de una memoria que depende de los tratamiento 

aceptados por el programa del bloque memoria de instrucciones.

El bloque memoria de registradores 19 y el bloque memoria tam 

pón 14 están representados en las figuras 6a y 6b; el bloque memoria tam- 

pón 14 comprende dos memorias tampón 20 y 21, un circuito de direccionado 

temporal 38, un circuito de direccionado espacial 39, un circuito de di­

reccionado memorias 59 y un circuito de lectura 40. De un modo mas preci­

so la figura 6a representa el bloque memoria de registradores 19, las do: 

memorias tampones 20 y 21 y el circuito de lectura 40, y la figura 6b re­

presenta el circuito de direccionado temporal 38, el circuito de direccio 

nado espacial 39 y el circuito de direccionado memoria 59.
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E1 bloque memoria de registradores 19, figura 6a, comprende 

una intercara de entrada 36, una memoria 35 con su circuito de direccio- 

nado 47, una intercara de salida 37; el circuito de direccionado 47 se co 

necta por el cable 97 al circuito de direccionado temporal 38 de la figu­

ra 6b; una salida falta de imparidad de la intercara de salida 37 se co­

necta al circuito de direccionado temporal por el cable 137.

La memoria tampón 20 está constituida por dos puertas Y68,69, 

una puerta 0 70, un circuito de cálculo 71, una memoria 72 con su circuí 

to de direccionado 73, una puerta Y74 una de cuyas entradas se conecta a

la salida de la memoria 72 y otra entrada se conecta por un inversor 7.5,

a un cable 89 que procede del módulo reloj 25; el módulo reloj proporción 

al cable 89 una seEal de control de direccionado de periodo 62,50 microse 

gundos, que tiene durante 31,25 microsegundos el valor "1" para un direc­

cionado temporal, y durante 31,25 microsegundos el valor "0" para un di­

reccionado espacial. La salida de puerta Y74 se conecta a la barra de in­

formación multirregistradora LIMR; el circuito de nireccionado 73 se cone 

ta por el cable 108 al circuito de direccionado memorias 59, figura 6b.

La memoria tampon 21 esta constituida por dos puertas Y76,77, 

una puerta 0 78, un circuito de cálculo 79, una memoria 80 con su circui­

to de direccionado 81, una puerta Y82 una de cuyas entradas se conecta a

la salida de la memoria 80 y otra entrada se conecta al cable 89, conec­

tándose la salida de la puerta Y82 a la barra de información multirregis­

tradora LIMR;el circuito de direccionado 81 se conecta por el cable 109 - 

al circuito de direccionado memoria 59, figura 6b.

Las puertas Y69 y 76 tienen cada una una entrada conectada a 

la salida de la intercara de salida 37 del bloque memoria de registradore 

otra entrada de la puerta Y69 se conecta al cable 89, y otra entrada de 

la puerta Y76 se conecta al cable 89 por un inversor 83. Las puertas Y68 

y 77 tienen cada una una entrada conectada a la barra deinformacion multi 

registradora LIMR; otra entrada de la puerta Y68 se conecta al cable 89
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por un inversor 84, y otra entrada de la puerta Y77 se conecta al cable

El circuito de lectura 40 permite la lectura de las palabras 

en las memorias tampón 20 y 21 a fin de escribir estas palabras en el blo 

que memoria de registradores 10; el circuito de levtura comprende dos — 

puertas Y85, 86 y una puerta 0 87 cuya salida se conecta por el cable - 

103 al circuito de ¿ireccionado espacial 39, figura 6b. La puerta Y85, - 

tiene una entrada conectada a la salida de la memoria 72 y otra entrada 

conectada al cable 89; la puerta Y86 tiene una entrada conectada a la sa­

lida de la memoria 8C y otra entrada conectada al cable 89 por un inver­

sor 88.

La salida de la puerta 0 87 se conecta a una entrada de una 

puerta Y129 cuya salida se conecta a la intercara de entrada 36 del bloque 

memoria de registradores 19; otra entrada de la puerta Y129 se conecta a

la salida de un inversor 128 cuya entrada se conecta a la salida de un -

circuito de retardo 127 que tiene una entrada conectada por el ceble 125 

a una salida desbordamiento de circuito de cálculo 71 y una entrada dife­

rente conectada por el cable 126 a una salida desbordamiento del circuito 

de cálculo 79; cuando un registrador es ocupado durante un tiempo dado, 

aparece una señal a la salida desbordamiento del circuito de calculo de 

la memoria tampón que trata el registrador y esta señal impide la escritu 

ra del contenido del registrador en el bloque memoria de registradores 19.

El circuito del ¿ireccionado temporal 38, figura 6b comprende 

dos puertas Y41 y 44 conectadas a la barra de información multirregistra— 

dora LIME, a una linea de control LCR y a una barra puntos memorias LHP 

que proviene de la lógica de control 17, conectándose la salida de la pue:

ta Y41 a un contador de registradores 42 que es puesto a cero por una se­

ñal de puesta a cero Z y proporciona a la salida un numero de registrador 

a un circuito de cálculo 46, a una puerta Y48 y a una puerta Y131, conec­

tándose la salida de la puerta Y44 a un contador de palabras 45 que reci-
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be la señal de reloj ̂  . La salida del contador de palabras 45 se conecta 

a otra entrada de la puerta Y4S y a una entrada del circuito de calculo 

46 cuva salida se conecta por el cable 07 al circuito de direccionano 47 

de la memoria 55 del bloque memoria de registradores 19 representado en - 

la figura 6a.La salida del contador de registradores 42 se conecta igual­

mente a un registro de visualizacián 115 conectado al pupitre por el ca­

ble 116; la puerta Y131 tiene una entrada conectada a la barra puntos me­

moria LHP que le proporciona el elemento binario 36 de las instrucciones 

de la lógica de control 17, y recibe en otra entrada la orden ATE proce­

dente del blooue memoria de instrucciones 18. Una báscula 49 es puesta a 

cero por una puerta Y5C que recibe a la entrada la seSal de reloj 42. 0-

tra entrada de la puerta Y48 y la entrada de la báscula 49 se conectan 

por el cable 137 a la salida falta de imparidad de la intercara de salida 

37 del bloque memoria de registradores 19. La salida de la bascula 49 se 

conecta a la entrada de una puerta Y51 gobernada por la señal de reloj -

hl. Entradas de control de apertura de las puertas Y5C y 51 se conectan a

la línea de control LCR y a la barra puntos memoria U-37; la puerta Y51 -

proporciona a la salida una señal falta de imparidad, si la báscula 49 -

ha sido posicionada en "1"

La puerta Y48 tiene su salida conectada a un registro 52 que 

tiene uu salida conectada a otra entrada de una puerta Y53 cuyas entradas 

están conectadas a la línea de control LCR y a la barra puntos memoria -

IMP; la salida de la puerta Y53 se conecta a la barra de informaciones - 

multirregistradora LIMR a la que proporciona la palabra de falta imparida

en 1 a memoria 35.
La señal de puesta a cero Z aplicada al contador de registra­

dores 42 es proporcionada por un comparador 43 que se conecta, por una - 

parte, a la salida del contador de registradores y, por otra, a un dispo­

sitivo número de registradores ME que es un dispositivo previamente cable 

do que da el número de registradores que equipan la memoria 35 del bloque



cenoria de registradores. ¡

El circuito ñe direccionado espacial SS conprende ¿os puertas 

Y54, 55 cuyas salidas se conectan a una puerta 0 56 que tiene su salida I 

conectada a un registro de direcciones 57. Una entrada de la puerta Y54 se 

conecta a la barra de informaciones multirregistradora LUIR y otra entra­

da recibe la orden ADM del bloque memoria de instrucciones 18 a través - 

del inversor 58; una entrada de la puerta Y55 recibe la orden ADM y otra 

entrada se conecta al circuito de lectura 40 por el cable 103. El circui­

to de direccionado espacial 39 comprende igualmente un divisor por dos y 

117 y una báscula 118 que se conectan a la linea de control LCR; la sali­

da del divisor por dos se conecta a una entrada de una puerta Y119 y la 

salida de la báscula se conecta a una entrada de una puerta Y120 y a otra 

entrada de la puerta Y119; la puerta Y120 recibe igualmente las seSales 

yl6 a j^31;finalmente se conecta por una entrada a la barra puntos memo­

ria LMP. Una puerta Y121 tiene una entrada conectada a la salida del regis 

tro de direcciones 57, una entrada conectada a la salida ¿ela puerta Yll9 

una entrada conectada a la salida de la puerta Y120, una entrada conecta­

da a la barra puntos memorial!.!? que le proporciona una señal correspondien 

te a eb 20 de las instrucciones del blqque memoria de instrucciones 18; 

una puerta Y122 tiene una entrada conectada a la barra puntos memoria - 

IHP que le proporciona señales que corresponden a eb 11 a 18 de las ins­

trucciones ¿el bloque memoria de instrucciones 18; otra entrada se conec­

ta a un circuito lógico 123 una de cuyas entradas se conecta a la barra 

puntos memoria LMP que le proporciona una señal correspondiente a l/eb 20 

de las instrucciones, y que recibe igualmente en otra entrada la orden 

ATM que define una instrucción del bloque memoria de instrucciones 18; el

circuito lógico proporciona a la puerta Y122 una señal AIM.eb 20. Las sa­

lidas de las puertas Y121, 122 se conectan a una puerta 0 124.

El circuito de direccionado memoria 59 comprende un primer - 

circuito constituido por dos puertas Y60, 61 y una puerta 0 62, y un se-
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gundo circuito constituido por dos puertas Y63, 64 y una puerta 0 65. La: 

puertas Y60 y 63 tienen una entrada conectada a la salida del contador d: 

palabras 45 del circuito de direccionado temporal 38 y otra entrada conet 

tada, a través de un inversor 66 para la puerta Y63, al cable 89 que lle­

va la seSal de control de direccionado que tiene el valor "1" para un di­

reccionado temporal y el valor "0" para un direccionado espacial. Las - 

puertas Y61, 64 tienen una entrada conectada a la salida de la puerta 0 

124 del circuito de direccionado espacial 39, y otra entrada conectada, 

a través de un inversor 67 para la puerta Y63, al cable 89.

La memoria 35 del bloque memoria de registradores 19, figura 

6a, tiene una capacidad méxima de 32.768 palabras de 17 eb, de las cuale: 

1 eb de imparidad.; un conjunto de 64 palabras corresponde a un registra­

dor, lo que da a la memoria una capacidad méxima de 512 registradores. La 

memoria 35 memoriza las informaciones necesarias para el establecimiento 

ó para la ruptura de las comunicaciones de la central; las informaciones 

necesarias para el establecimiento de la ruptura de una cumunicacién se 

colocan en una palabra de la memoria. Por razones tecnológicas, la capa­

cidad de la memoria es modular por módulos de 16 registradores, de modo 

que la memoria comprende como máximo 32 módulos. Cuando una central tele 

fónica, habida cuenta del número de abonados que sirven, no tienen necesi 

dad de 512 registradores, la memoria se equipa del numero de módulos es­

trictamente necesario.

El tiempo de ciclo de base, es decir el tiempo necesario para 

tratar 512 registradores es de 16 milisegundos,lo que da un tiempo de tra 

tamiento de 31,25 microsegundos por registrador, siendo cortado este ties 

po de tratamiento en 32 tiempos elementales de 980 nanosegundos definido: 

por las señales de reloj po a p31. Puesto que el número de registrado­

res es modular, el tiempo de ciclo de base es variable por paso de 16 x 

31,25 = 0,5 milisegundos. Es por ello que el número de registradores -

que equipa la memoria 35 es dado por el dispositivo número de registrado-
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res NE del circuito de direccionado temporal 38, permitiendo este disposi­

tivo la puesta a cero del contador de registradores 42 cuando el último 

registrador de la memoria 35 es tratado.

Por razones de explotación de la central telefónica se distid 

gue entre los registradores, los registradores rápidos que tienen una ca­

pacidad de 64 palabras y los registradores lentos que tienen una capaci­

dad de 16 palabras; existe por tanto N registradores rápidos y n regis­

tradores lentos, para un número dado de módulos, lo que no varía el tiem­

po de ciclo necesario para tratar los módulos que equipan la memoria. El 

tratamiento de los registradores lentos será explicado más tarde.

El tratamiento de los registradores utiliza por tanto las me­

morias tampones 20 y 21 de las cuales cada una tiene una capacidad de 64 

palabras que corresponde al contenido de un registrador rápido, y cada - 

memoria tampón trabaja alternativamente el direccionado espacial ó en di­

reccionado temporal, cada 31,25 microsegundos, siendo gobernado el cambio 

de direccionado por la señal de control de direccionado aplicada al cable 

39; una de las memorias tampón está en direccionado espacial mientras que

la otra lo está en direccionado temporal e inversamente.

Sea un registrador rápido Ei; durante 31,25 microsegundos la 

memoria tampón 20, por ejemplo, está en direccionado temporal y se escri­

be el contenido del registrador Ei del bloque memoria de registradores 19 

en la memoria tampón 20;durante los 31,25 microsegundos siguientes, la 

moría tampón 20 está en direccionado espacial y el tratamiento ¿e su con­

tenido es efectuado por el conjunto lógico d.e control 15, figura 3; duran 

te los 31,25 microsegundos siguientes, la memoria tampón 20 esta de nuevo 

en direccionado temporal y se lee su contenido, que representa la palabra 

registradora después del tratamiento, por mediación del circuito de lec­

tura 40 que transfiere el contenido al registrador rápido Ei de la memoria 

35, y al mismo tiempo el contenido del registrador rápido Ei 4- 2 se eecri 

be en la memoria tampón 20; el direccionado del bloque memoria de regis- ]



tradores 19, para la escritora del contenido del registrador después del 

tratamiento en la memoria tampón , se efectúa por el circuito de direecií 

nado temporal 38. La memoria tampón 21 funciona del mismo modo que la me­

moria tampón 20, pero su funcionamiento está imbricado con el de la memo­

ria tampón 20.

El funcionamiento comparado de las memorias tampón 20 y 21 et 

el siguiente:

Memoria tampón 20 Memoria tampón 21

direccionado: lectura El-B direccionado: tratamiento Ei-1 :
31,25j.s

temporal : escritura Ei espacial :

direccionado: tratamiento direccionado: lectura Ei-1 : 31,2Sys

espacial : temporal: escritura Ei 4- 1 :

direccionado: lectura Ei direccionado {tratamiento Ei4-1 :
31,25jjs

temporal : escritura Bi4-2 espacial

direccionado: tratamiento Ei4-2 direccionado: lectura Ei4-1 :
31,2Sys

espacial : temporal: escritura Ei4-3 :

Así puép, durante un direccionado temporal se lee las 64 pa-

labras de un registrador rápido Ei y se escribe las 64 palabras del regis 

trador rápido Ei 4- 2 en una memoria tampón 20; las señales de reloj yo a

,u31 que definen el tiempo de tratamiento de un registrador son a su vez 

divididas en dos partes; para la señal o la primera parte corresponde a 

la lectura, en la memoria tampón , de la palabra 0 del registrador Ei, y 

la escritura en la memoria tampón de la palabra 0 del registrador Ei 4- 2, 

y la segunda parte corresponde a la lectura de la palabra 1 del registra­

dor Ei en la memoria tampón y la escritura en la memoria tampón de la pal,a, 

bra 1 del registrador Ei 4- 2; y así sucesivamente para las señales de re­

loj y2, p3 ... jj31;quede bien entendido que cuando una palabra es leida 

en la memoria tampón en direccicnado temporal, es inmediatamente escrita

en el bloque memoria de registradores 19.
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Un control de imparidad es efectuado en cada palabra de 16 eb, 

en cada escritura en el bloque memoria de registradores 19 de una palabra 

procedente de nna memoria tampón; la imparidad es calculada en la interca­

ra de entrada 36 e inscrita al mismo tiempo que los 16 eb que contienen — 

la información de la palabra; así pues en la memoria 35 de la palabra me­

moria de registradores 19, una palabra está constituida de 16 eb de infory 

mación y de un eb de imparidad; en la lectura, la imparidad de la palabra 

leida en la memoria 35 se calcula en la intercara de salida 37 y se compa-- 

ra con la contenida en eb de imparidad de la palabra, pero solo los 16 — 

eb de información se envían a una memoria tampón. Para cada falta de impa-- 

ridad detectada, el contenido del contador de registradores 42 y el del 

contador de palabras 45, es decir el numero de registrador y el número de 

la palabra en falta, es transferido al registro 52; al mismo tiempo la ftj 

ta de imparidad detectada hace subir la báscula 49 cuyo estado puede ser 

comprobado por programa; esta báscula es puesta a cero por la dirección qt 

permite leerla; el contenido del registro en enviado a la barra de infoimg 

cienes multirregistradora LIMR para dar el número de la palabra en falta.

La figura 7 representa un bloque de acceso 16 de una multirre­

gistradora y la memoria macroprograma 13 con sn circuito de direccionado 

90; la capacidad de direccionado de la memoria macroprograma es de 32.000 

palabras de 48 eb cada una; el direccionado de la memoria macroprograma Be 

efectúa por un circuito constituido por dos puertas Y91, 92 y por una pueg* 

ta 0 93 cuya salida se conecta aiun registro 95; una seSal de control pro­

cedente del pupitre por la linea pupitre LPI se aplica a una entrada de la 

puerta Y91, y a  una entrada de la puerta Y92 a través de nn inversor 94; 

otra entrada de la puerta T92 se conecta a la barra de informaciones multi<)- 

registradora LIMR; otra entrada de la puerta Y92 se conecta a la linea de 

control LCB y otra entrada se conecta a la barra pnntoB memoria IACP; otra 

entrada de la pnerta Y91 se conecta a la Balida de nn registro serie barra 

paralelo 96 conectado a su vez al pupitre por las líneas pupitre LPI y LP2.
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La salida del registre 95 se conecta al circuito de direccionado 90 de la 

memoria macroprograma 13. La salida de la memoria macroprograma se conec­

ta, por una parte, a una entrada de una puerta Y99 y, por otra, a una puejr 

ta Y114; otra entrada de las puertas Y99 y 114 se conecta a la salida de 

una puerta 0 132 que recibe a la entrada las seSales de reloj jjl y jjl7. 

La salida de la memoria macroprograma se conecta igualmente a la lógica 

de control 17 (figura 3) por la unión 110 que lleva los eb 1 a 8 de las 

macroinstrucciones hacia una memoria de transcodificado 142 como se repre 

senta en la figura 9. La salida de la puerta Y114 se conecta a la entrada 

de un registro de intercara 107 de tipo serie/paralelo de una capacidad 

de una palabra macroprograma; la salida del registro de Íntercara se co­

necta al pupitre por la conexión pupitre LPl que permite recibir un con­

trol del pupitre y emitir hacia el pupitre. La salida de la puerta Y99 se 

conecta a la entrada de un registro de intercara 98 de una capacidad de 

una palabra macroprograma de 48 eb; la salida del registro de intercara - 

98 se conecta a un circuito de decalaje 100 y a un circuito de control de 

imparidad 100 que proporciona una seSal en un cable 102; la salida del - 

circuito de decalaje 100 se conecta a la barra de informaciones multirre- 

gistradora LIMR. Una entrada de control del circuito de decalaje se conec­

ta a la barra puntos memoria IMP, una entrada de control se conecta a la 

linea de control LCR, y  una entrada de control recibe la orden ATE; la 

barra puntos memoria IMP proporciona señales que corresponden a los eb 8 

y 21 a 27 de las instrucciones del bloque memoria de instrucciones 18, y 

la línea de control LCR proporciona una señal AD101, para controlar los - 

decalajes en la palabra macroprograma presente en el registro intercara - 

98 y transferir el contenido del circuito de decalaje hacia la lógica de 

control a través de la barra de informaciones multirregistradora LIMR. El 

cable 102 del circuito de control de imparidad 101 se conecta a una entra-- 

da de una puerta Y104 cuya ctra entrada se conecta a la salida del regis­

tro 95; la salida de la puerta Y104 se conecta a un registro i05 cuya salí30
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dn ce conecta a nna entrada de una puerta Y106 que tiene otra entrada co 

nectada a la línea de control LCR y otra entrada conectada a la barra pon­

tos memoria IMP; la salida de la puerta Y106 se conecta a la barra de infqr 

macicnes multirregistradora LIMR; el registro 105.sirve para memorizar la 

dirección-de la palabra macroprograma en la que se ha observado una falta 

de imparidad.

La salida del registro 95 se conecta a una entrada de una puer 

ta Ylll conectada a un registro 112 de una capacidad de 15 eb y de tipo - 

paralelo/serie que proporciona en el cable 113 un número de fase al pupi­

tre, conectándose otra entrada de la puerta Ylll a la salida de la puerta 

0 133 ŝ ue recibe a la entrada las señales de re¡Eoj ^1 y jt)17*

Una palabra macroprograma que se designará por macroinstruccióa 

está definida por 48 eb; los eb 1 a 8 dan la orden de la macroinstruccion 

y los eb 9 a 44 contienen datos y los eb 45 a 48 sirven para indicar la - 

forma de programa. El desarrollo del macroprograma permite el tratamiento 

de la palabra registradora dispuesta en una memoria tampón 20 ó 21, cuando 

ésta está en direecionado espacial; una secuencia de tratamiento comprende 

32 tiempos elementos definidos por las señales yo ay31. La macroinstruc* 

ción es direccionada por el registro 95, procediendo el direecionado normal 

de la palabra o de la palabra registradora de la memoria tampón; igualmente 

es posible direccionar una macroinstruccion por el pupitre a través del re 

gistro serie/paralelo 96. El tratamiento de una palabra registradora se - 

efectúa de la manera siguiente, en el caso de un registrador rápido:

Señal j" o

la palabra 0 del registrador dispuesto en la memoria tampón es leída; esta 

palabra 0 contiene el número de la macroinstruccion a tratar, y este núme­

ro es dispuesto en el registro 95 con su rango correspondiente; este número 

es impuesto por el programa de instrucciones contenido en el bloque memoria 

de instrucciones 18, figura 3.

Señal yl
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el contenido de la macroinstrucción ¿ireccionada es transferido a los re­

gistros de intercara 98 y 107 y un control de imparidad es efectuado por - 

el circuito control de imparidad 101, que en caso de falta de imparidad - 

proporciona una seSal al registro 105.

Los eb 1 a 8 de la macroinstrucción que definen la orden BÓn 
desviados por la conexión 110 hacia la lógica de control 17, figura 3, en 

la que Be utilizan para dirigir una memoria de transcodificado, como se - 

precisará más tarde, que por decodificado de estos 8 eb proporciona la fa­

se de partida del programa de instrucciones contenido en el bloque memoria 

de instrucciones 18 de la figura 3.

Señalesju2 a'^13

Tratamiento de la macroinstrucción por el programa de instrucciones. Los 

diferentes eb 1 a 48 de la macroinstrucción son accesibles a las instruc­

ciones del programa de instrucciones por la barra de informaciones multir- 

registradoras LIMR a través del circuito de decalaje 100. La sucesión del 

tratamiento de la macroinstrucción varia según la longitud de la macroins- 

trucción a tratar,es decir según la orden de la macroinstrucción direccio- 

nada; la sucesión del tratamiento es dada por las dos ultimas instrucciones 

del programa de instrucciones ó como máximo por las instrucciones direccio 

nadas por las señales j^l4 y jyl5; se tiene por tanto:

- antes de la última instrucción ó instrucción direccionada por la señal 

14: lectura de la palabra 0 de la memoria tampón, conteniendo esta pala­

bra el número de la macroinstrucción, y ordenamiento de éste número en el 

registro de direcciones 57 del circuito de direccionado espacial 39,

- última instrucción ó instrucción direccionada por la señal 15: cálculo 

del número de la macroinstrucción siguiente, cálculo efeetúado en el cir­

cuito de cálculo 71 ó 79, de la memoria tampón, y colocación de este número 

en la palabra 0 de la memoria tampón.

Tres formas de funcionamiento del macroprograma son posibles;

30 son:
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programa lento BROLENT, simple programa SBHR0 y doble programa BIPRO.

Las diferentes formas de funcionamiento se imponen por la co: 

binación binaria de los eb 45 y 46 de cada macroinstruccion, y se definen

'B *

por las siguientes combinaciones:

Forma de funcionamiento eb 45

IROLBNT 1

snoRO o

BIIRO 0

eb 46

0 ó i

1 

0

HMHJKT - Solo las señales ^/o ajjl5 sirven para el tratamien 

to, siendo inactivas las señales jjl6 ajj31.

SIMBRO - Para las señales o a 15 el programa es idéntico al 

de IROLBNT; las señales 16 a 31 sirven para el tratamiento de una segtm 

da macroinstruccion que de hecho es el encadenamiento de la anterior; es­

ta segunda macroinstruccion se obtiene por lectura de la palabra 0 de la 

memoria tampén bajo la acción de la señal^16; el funcionamiento con la 

antepenúltima instrucción ó con la señal ̂ 30, con la ultima instrucción 

ó la señal^31, es idéntico a lo que se ha dicho anteriormente para el - 

funcionamiento con las señales j ô a ^15*

BIIRO - Ea esta forma de funcionamiento hay desarrollo de dos 

programas paralelos que se ejecutan de forma asincrona* El primer progra­

ma es gobernado por las señales de reloj jjo a ̂ 15 y arrancan por una lec­

tura, en la palabra 0 de la memoria tampón, del número de la macroinstrug 

ción a ejecutar; finaliza por la escritura, en la misma palabra 0 de la 

memoria tampón, del número de la macroinstruccion a ejecutar en el ciclo 

siguiente. El segundo programa es controlado por las señales de reloj^16 

& ^/31 y arranca por una lectura en la palabra 32 de la memoria tampón ** 

del número de la macroinstruccion a ejecutar; finaliza por la escritura, 

en la misma palabra 32, del número de la macroinstruccion a ejecutar en - 

el ciclo siguiente.
El caso de los registradores lentos es tratado de forma dife-
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rente, puesto que se ha dicho que su capacidad era solo de 16 palabras en 

lugar de 64 palabras para los registradores rápidos. Cuando una memoria - 

tampón está en direccionado temporal existe escritura en la memoria tam- 

pón de 64 palabras de la memoria 35, lo que corresponde al contenido de 

4 registradores lentos. Cuando la memoria tampon pasa a continuación a * 

direccionado espacial, la báscula 118 del circuito de direccionado espa­

cial 39 permite el funcionamiento de las puertas YUS, 120 del circuito 

de direccionado espacial cuyas señales de salida AEL2 y AEL1 respectiva­

mente, permiten el direccionado de los registradores lentos de la memoria 

tampón, permitiendo las señales jjo a ̂ 15 tratar el primer registrador - 

lento contenido en la memoria tampón, permitiendo las señalesjjl6 a^31 

tratar el tercer registrador lento contenido en la memoria tampon. Cada 

registrador lento ocupa por tanto un sector en la memoria tampon, y la - 

dirección de este sector es dada por la orden ADM á lá puerta Y55 del cir 

cuito de direccionado espacial 39.

Después de un ciclo de lectura de la memoria 35, se encuentra 

en "n" memoria tampón los mismos registradores lentos, pero es entonces el 

segundo registrador lento el que es tratado por las señales ;;o a ̂ 15 y el 

cuarto registrador lento el que es tratado por las señales 16 y JJ31. - 

Así pues cada registrador lento es tratado únicamente en un ciclo en dos; 

quede bien entendido que el contenido de los cuatro registradores lentos 

es reescrito en la memoria 35, aunque hayan sido o no tratados. El tiempo 

de ciclo de un registrador lento es por tanto el doble del tiempo de ci­

clo de un registrador rápido. Todos los registradores, lentos y rápidos

tienen palabras reservadas para temporizaciones.

Para los registradores rápidos las palabras 15, 31, 47 y  63 

son palabras de temporizaeión utilizadas por la lógica de control 17; de 

hecho son palabras de temporizaeión de trabajo que pueden ser reinieiali- 

zadas durante el tratamiento de un registrador; estas palabras son princi 

pálmente utilizadas para los intercambios, y son incrementadas a cada paso30
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del registrador por la memoria tampón, es decir a cada ciclo de la memo­

ria 35, durando un ciclo 16 milisegundos para 512 registradores. La pala­

bra 62 es la palabra de temporización de desbordamiento del registrador; 

el desbordamiento de esta palabra al cabo de un tiempo dado, 4 horas 30 

minutos por ejemplo, pone a cero la palabra registradora concernida, es 

decir las 64 palabras que constituyen una palabra registradora, consis­

tiendo esta puesta a cero, como se ha dicho, en impedir la escritura en 

la memoria 35 de la palabra registradora contenida en una memoria tampón; 

la palabra 62 es incrementada cada 16 pasos de la palabra registradora en 

la memoria tampón.

Para los registradores lentos cuya capacidad es de 16 palabrais 

(palabra 0, palabra 1, ... palabra 15) la palabra 15 es unapalabra de ten 

porización de trabajo y la palabra 14 es una palabra de desbordamiento.

Ahora se va a describir el conjunto constituido por el bloque 

memoria de instrucciones 18 y la lógica de control 17 que le esta asocia­

da, estando representado este conjunto en la figura 9.

El bloque memoria de instrucciones 18 comprende la memoria de 

instrucciones propiamente dicha 140 y su circuito de direccionado 139. La

memoria de instrucciones tiáne una capacidad de 4.096 palabras de 48 eb.

La lógica de control 17 está constituida por un módulo de di- 

reecionado 141 y un módulo bloque operador 150. El modulo de direccionado 

141 comprende una memoria de transcodificado 142, una puerta 0 143, un — 

circuito lógico de salto de fase 144, un registro de direccionado 145, un 

registro fase pupitre 146. La memoria de transeodifioado 142 recibe de la 

memoria macroprograma 13, por la conexión 110, las 8 primeras eb de las 

microinstrnociones que definen la macroinstruccion a ejecutar y que diri­

gen la memoria de transeodifioado cuya papacidad es de 256 palabras de 12 

eb. La memoria de transcodificado efectúa una correspondencia entre el - 

número de la orden que define una macroinstrucción y el número de la fase 

inicial contenido en el registro de direccionado 145; la fase inicial pro
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porciona el comienzo de un programa de instrucciones contenido en la me­

moria de instrucciones 140.

La salida de la memoria de transcodificado se conecta a la -

barra de informaciones multirregistradora LIMR a la que se conecta una ei 

trada de la puerta 0 143;otra entrada de la puerta 0 143 se conecta a la 

salida del registrador fase pupitre 146 el cual se conecta al pupitre por 

la línea pupitre LP2; otra entrada de la puerta 0 143 se conecta por la 

conexión 148 a una salida del módulo bloque operador 150; la salida de la 

puerta 0 143 se conecta al circuito lógico de salto de fase 144 cuya sa­

lida se conecta al registro de direccionado 145; una puerta 0 149 recibe 

a la entrada las señales de reloj jjl5 yy31 y su salida se conecta al re­

gistro de direccionado 145 a fin de ponerlo a cero al final de la ejecu­

ción de una fase anterior, es decir al final de ejecución de una macroins 

trucción. La salida del registro de direccionado 145 se conecta al circuí 

to de direccionado 139 de la memoria de instrucciones 140.

El módulo bloque operador 150 comprende un circuito de inter­

cara 162 que tiene su entrada conectada a la salida de la memoria de ins­

trucciones 140; la salida del circuito de intercara constituye una barra 

puntos memoria LMP que lleva los 48 eb de cada palabra instrucción; el - 

circuito de intercara 162 controla en un registro la imparidad de la pala' 

bra instrucción que recibe, y una salida falta de imparidad del circuito 

de intereara se conecta a una puerta Y164 cuya otra entrada se conecta a

la salida del registro de direccionado 145; la salida de la puerta Y164 

se conecta a un registro falta de imparidad 165 cuya salida se conecta al 

pupitre por la línea pnpitre LP2. Un circuito de decedifieado 166 tiene 

su entrada conectada a la barra puntos memoria 1AIP y recibe así los eb 

1,2 y 3 de las palqbras instrucciones, que definen la orden de las instrqg 

ciones. Hay 5 tipos de instrucciones, que se describirán más tarde, carac 

terizándose cada una por una orden, siendo las ordenes ANT, POP, ALM, AIM 

ATE. El circuito de decodificado 166 comprende 5 salidas, proporcionando

t
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cada una una orden. Un decodificador de direcciones 167 se conecta a la 

salida del circuito de intercara.162 del que recibe los eb 6, 7, 8 de las 

palabras instrucciones, y su salida constituye la linea de control LCR - 

que proporciona 7 señales ADlOl a ¿D107 definidas por estos eb 6, 7, 8.

Un registro de emisión 168 se conecta a la salida de la memoria de instrtc 

ciones 140 y su salida se conecta al pupitre por la línea pupitre LP2 y 

permite visualizar la palabra instrucción (48 eb).

El módulo bloque operador comprende igualmente un primer acu­

mulador 151, un segundo acumulador 152, una red de decalaje 153 conectada 

a la salida del primer acumulador, un circuito de cálculo 154 conectado 

a la salida de la red de decalaje y a la salida del segundo acumulador - 

152, un tercer acumulador 155 que tiene su entrada conectada a la salida 

del circuito de cálculo 154 y su salida conectada a una entrada de una - 

puerta 0 156 cuya salida se conecta a la barra de informaciones multirre- 

gistradora LIHR;0trq entrada de la puerta 0 156 se conecta a la salida de 

una puerta Y175 una de cuyas entradas se conecta a la barra¡puntos memori 

LMP de la que recibe los eb 21 a 36 de las palabras instrucciones, y cuya 

otra entrada se conecta a la línea de control LCR de la que recrbe un con 

tro ¿D103. Los tres acumuladores 151, 152, 155 tienen cada uno una capaci 

dad de 16 eb, y la barra de informaciones multirregistradora LIMR que es­

tá constituida por 16 cables, una información que puede contener como má­

ximo 16 eb, distribuida de las informaciones constituidas por 16 eb. Uña 

entrada del primer acumulador 151 se conecta a la barra deinformaciones 

T.TM^ conectándose otra entrada a la barra puntos memoria LMP de la que - 

recibe el eb 9; finalmente otra entrada se conecta a la salida de un in­

versor 177 cuya entrada se conecta a la salida AKT del circuito de decodi 

ficado 166. La entrada del segundo acumulador 152 se conecta a la salida 

deun circuito lógico 163 una de cuyas entradas se conecta a la barra pun­

tos memoria LMP y recibe así los eb 5 a 20 de las palabra, instrucciones, 

y otra entrada se conecta a la barra de informaciones multirregistradora
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salida de nna puerta Y176 una de cuyas entradas se conecta a la barra - 

puntos memoria IMP de la que recibe los eb 17, 18, 19 de una palabra ins­

trucción, y cuya otra entrada se conecta a la salida POP del circuito de 

decodifieado 166.

El tercer acumulador 155 tiene una entrada de control eonectg 

da a la salida POP del circuito de decodificado 166 y otra entrada de con 

trol conectada a la barra puntos memoria HÍP de la que recibe los eb 16 y 

30 de las palabras instrucciones.

Un circuito comparador 157 tiene una entrada conectada a la 

salida del segundo acumulador 152 y una entrada conectada a la salida del 

circuito de cálculo 154; el circuito comparador está constituido por cua­

tro comparadores cuyas salidas se conectan respectivamente a cuatro entrg 

das de un circuito lógico 158 conectado igualmente a la barra puntos memo 

ria IMP de la que recibe los eb 33 a 36, cuya salida se conecta por la eo 

neiión 148 a una entrada de la puerta 0 143 del módulo de diraccionado - 

141. El circuito de cálculo 154, además de su salida conectada a la entrg 

da del tercer acumulador 155, tiene una salida "igualdad" y una salida - 

"retención" conectadas cada una a una entrada distinta del circuito lógi­

co 158. La salida igualdad proporciona una señal cuando el circuito de - 

cálculo efectúa una comparación y que detecta una igualdad; la salida re­

tención proporciona una señal cuando el resultado de una operación dife­

rente de la comparación es positiva.

Una entrada de control del circuito de cálculo 154 se conecta 

a la salida de un circuito lógico 160, una de cuyas entradas se conecta a 

la salida POP del circuito de decodificado 166, conectándose otra entrada 

a la barra puntos memoria IMP de la que recibe los eb 21 a 26 y otra en­

trada lo hace a la salida de un registro.de control 159 cuya entrada a su 

vez se conecta a la barra de informaciones multirregistradora LIMR de la

30 que recibe los eb 9 a 16
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Un circuito lógico 161 tiene una entrada conectada a la sali­

da de la red de decalaje 153, otra entrada conectada a la salida del se­

gundo acumulador 152, otra entrada conectada a la barra puntos memoria - 

IMP de la que recibe el eb 15; su salida se conecta a la barra de infor­

ma cionesLIMR.

Un registro 170 tiene une entrada conectada a la salida del 

segundo acumulador 152 y una entrada conectada a la salida de la red de 

decalaje 153; su salida se conecta a una entrada de una puerta 0 171 cuyt 

salida se conecta al pupitre pur la línea pupitre LP2. Un registro de in­

formaciones 173 se conecta a la entrada a la barra de informaciones multi 

registradora LIMB y a la salida a una entrada de la puerta 0 171. Un regis 

tro de saltos de fases 174 se conecta a la entrada por la conexión 148 - 

al circuito lógico 158, y a la puerta 0 143 y a la salida a una entrada 

de la puerta 0 171.

El conjuntó representado en la figura 8 permite el desarrolle 

de instrucciones a partir del decodificado de una macroinstrucción. A es­

te efecto el registro de direccionado 145 es puesto a cero al final de la 

fase anterior por una seEaljJlS ó p31; esto permite imponer las dos pri­

meras instrucciones que permiten la lectura de la macroinstrucción y el - 

transcodificado del código de orden de la macroinstrucción a partir de - 

los eb 1 a 8 de la macroinstrucción, que permite iniciar el registro de - 

direccionado 145 al comienzo del programa de instrucciones. El registro — 

de direccionado 145 se carga a partir del circuito lógico de saltos de fa­

se 144 que puede recibir informaciones ó bien a través de la barra puntos 

memoria LMP ó bien de la barra de informaciones multirregistradora LIMR, 

ó incluso de la salida de la memoria de transcodificado 142 ó incluso de 

la salida del módulo bloque operador 150 o finalmente del pupitre para — 

permitir una visualización de una instrucción direccionada por pupitre. - 

La duración de ejecución de una instrucción ds de 980 nanosegundos; las - 

señales de reloj p!5 y p31 sirven para poner a cero el registro de direc-
30
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donado 145 del programa de instrucciones al comienzo de cada fase del - 

macroprograma, para permitir la lectura, en una memoria tampon 20 o 21, 

ya sea de la palabra 0 ó bien de la palabra 32 que contiene la fase de - 

partida del programa de instrucciones. El contenido del registro de diret 

cionado 145 es a continuación función del desarrollo del programa de ins­

trucciones .

La palabra instrucción es transferida al circuito de interca­

ra 162 que efectúa un control de imparidad; en caso de mala imparidad, la 

dirección de la palabra en falta es transferida al registro falta de impa 

ridad 165 que asegura así la emisión hacia el pupitre. El primer acumula­

dor 151 es cargado por la barra de informaciones multirregistradora LIMR 

cuando recibe el eb 9 de una palabra instrucción, salvo para la palabra 

instrucción de orden ANT. El segundo acumulador 152 se carga ya sea por 

la barra de informaciones multirregistradora LIMR, ó bien por los eb 5 a 

20 de una palabfa instrucción llevados por la barra puntos memoria IMP.

La red de decalaje 153 permite decalar a la derecha ó a la izquierda las 

informaciones recibidas del primer acumulador 151 y de enviarlas o bien 

sobre la barra de informaciones multirregistradora LIMR a través del cir­

cuito lógico 161, ó bien sobre el circuito de cálculo 154. El circuito de 

cálculo 154 permite efectuar operaciones lógicas ó aritméticas por secto­

res de 4 eb de una información; el resultado de estas operaciones es celo 

cado en el tercer acumulador 155; el registro de control 159 y el circui­

to lógico 160 permiten el control del circuito de calculo 154. El circui­

to comparador 157 determina, en función de las informaciones recibidas deL 

segundo acumulador 152 y del circuito de cálculo 154, los saltos de fase 

SIH1 a SIH8 que permiten el direecionado de la nueva fase del programa de 

instrucciones. El detalle de las instrucciones que corresponde a las ¿rde 

nes ANT, POP, ADM, AIM, ATE será dado más tarde; se observará para cada 

instrucción el significado de los diferentes eb que la constituyen.

Ahora se vá a describir el módnlo de receptores de señalización
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22 de la figura 3, representada en la figura 11; su misión es recibir y 

almacenar las señalizaciones relativas a las líneas de abonados ó a cir­

cuitos, siendo emitidas estas señalizaciones por las unidades de selección 

sobre las líneas de ensayo LT, y confirmar ó no, el cambio de estado de 

las líneas de abonados ó de los circuitos; Un multiplexador 180 recibe — 

las señales de ensayo LTO a LT63, procediendo cada línea de ensayo de una 

unidad de selección, suponiendo que hay 64 unidades de selección como má­

ximo. La salida del multiplexador se conecta a un registro de estado de 

líneas de ensayo 181 cuya salida se conecta a un registro tampón 182; una 

lógica de salida 183 se conecta a la entrada a la salida del registro tqn 

pon 182, y a la salida a tres memorias de estado anterior 184, 185 y 186 

y a una entrada de un comparador de estado 187 cuya salida se conecta a 

tres memorias de estado confirmado 188, 189 y 190; otra entrada del conga 

rador de estado 187 se conecta a cada una de las salidas de las memorias 

de estado anterior 184, Í85, 186, por la conexión 200; un contador 191 - 

gobernado por la señal de reloj 95hl tiene su salida conectada a una en­

trada del control del multiplexador 180, a una entrada de una puerta 0192 

y a una entrada de una puerta Y201 que tiene otra entrada conectada al — 

módulo reloj y que recibe la señal de reloj 82; la salida de la puerta — 

Y201 se conecta a un registro 202 conectado a la lógica de salida 183 por 

cables IRT, IRF, IRP0, asegurando el registro 202 la selección de las lí­

neas de ensayo en la lógica de salida 183, permitiendo el cable IRT la - 

selección de las líneas de ensayo relativas a abonados y circuitos, permi 

tiendo el cable LRF la selección de las líneas de ensayo correspondientes 

a señalizaciones multifrecuencias, permitiendo el cable IRPO la selección 

de las líneas de ensayo correspondientes a puestos de operadoras; una puí 

ta Y193 tiene una entrada conectada a la barra de informaciones multirre- 

gistradoras LIMR, una entrada conectada a la linea de control LCR que le 

proporciona la señal dirección AD105, y una entrada conectada a la barra 

puntos memoria LB4 que le proporciona el valor del elemento binario 21 de
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las instrucciones.

La salida de cada memoria de estado anterior y de estado con­

firmado se conecta a una entrada de una puerta Y194, 195, 196, 197, 198, 

199 asociada a cada memoria; otra entrada de cada puerta Y se conecta a 

la línea de control LCR, y la salida de cada puerta Y se conecta a la bar 

ra de informaciones multirregistradora LIMB.

La señalización relativa a un abonado ó a un circuito conecta 

do sobre la vía temporal ti de un múltiple: entrante LREO ó LREl de una 

unidad de selección x, se presenta sobre la línea de ensayo LTx, asociada 

a la unidad de selección, en la via temporal t(i-H). Así pues para un abe 

nado, la seSalización de bucle de abonado se presenta en t(i4-l) 6 2 para 

el multiplex entrante LREO y en t(i-H) 6 5 para el múltiple: entrante - 

LREl, y para un circuito en t(i+l)e 2 y t(i4-l)6 3 para el multiplex en­

trante 1RE0 y en t(i-H)6 5 y t (i4-2) 9 1 para el múltiple: entrante IRE1, 

es decir dos eb de seSalización para un circuito, por múltiple: entrante. 

El módulo receptores de señalización permite el acoplamiento de 64 unida­

des de selección, enumeradas de 0 a 63;las unidades de selección son divi 

didas en cuatro grupos de 16 unidades de selección, es decir un grupo - 

GRO para las unidades de selección enumeradas de 0 a 15, un grupo ER1 par; 

las unidades de selección enumeradas de 16 a 31, un grupo GR2 para las - 

unidades de selección enumeradas de 32 a 47 y un grupo CR3 para las uni­

dades de selección enumeradas de 48 a 63.

Cada línea de ensayo LT que sirve a una unidad de selección 

puede igualmente ser utilizada para transmitir la señalización de cuatro 

puestos de operadoras; la señalización relativa a los puestos de operado­

ras comprende 5 eb. Finalmente las primera y última unidades de selección 

de cada grupo, es decir las unidades de seleoción enumeradas 0, 15, 16, 

31, 32, 47, 48, 63, están reservadas para la recepción de las señalizaeio 

nes multifrecuencias; estas señalizaciones comprenden igualmente 5 eb. El 

contador 191 permite la exploración de las líneas de ensayo LT0 a LT63 y
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el direccionado temporal de las memorias de estado anterior y de estado 

confirmado; la salida de la puerta Y193 permite el direccionado espacial 

de las memorias de estado anterior y de estado confirmado.

Las memorias de estado anterior y de estado confirmado son - 

agrupadas por dos y su misión es la siguiente:

— Grupo memoria de estado anterior 186 y memoria de estado - 

confirmado 190; cada memoria tiene una capacidad de 512 palabras de 5 eb, 

y en cada memoria 256 palabras están reservadas para las señalizaciones 

multifrecnencias, y 256 palabras están reservadas para las señalizaciones 

procedentes de los puestos de operadoras.

— Grupo memoria de estado anterior 185 y memoria de estado - 

confirmado 189; cada memoria tiene una capacidad de 1024 palabras de 4 eb; 

este grupo está reservado a la señalización de los abonados y de los cir 

cuítos de las unidades de selección enumeradas de 0 a 31.

— Grupo memoria de estado anterior 184 y de estado confirma­

do 188; cada memoria tiene una capacidad de 1.024 palabras de 4 eb; este 

grupo está reservado a la señalización de los abonados y de los circuitos 

de las unidades de selección enumeradas de 32 a 63. El funcionamiento del 

módulo receptores de señalización es el siguiente: cada línea de ensayo 

LT de una unidad de selección tiene 32 vías temporales, de una duración 

de 3,9 microsegundos, y las líneas de ensayo están en número de 64, hay 

por tanto 32 x 64 = 2.048 vías a leer, lo que demanda prácticamente 64 x

32 x 3,9 microsegundos es decir 8 milisegundos. El estado actual de cada 

vía es leído bajo control del contador 191, y el resultado de la lectura, 

es decir el estado actual, es puesto en memoria en una memoria de estado 

anterior; por otro lado el estado actual de la señalización es comparado, 

en el comparador de estado 187, al estado anterior que le llega por la *- 

conexión 200; este estado anterior si es idéntico al estado actual, es en 

tonces transferido a una memoria de estado confirmado; 8 milisegundos mas 

tarde la operación empieza de nuevo. El acceso a estos datos, es decir la
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lectora de las informaciones de estado anterior y de estado confirmado, ptr 

el bloque memoria de registradores 19 es efectuada en direccionado espacial 

este direccionado es realizado por una instrucción del programa de instruí 

ciones. La escritura de las memorias es efectuada en direccionado temporal 

por el contador 191. Los estados de vías Be almacenan en memoria y el pro­

grama tiene la posibilidad, a cada instante, de consultar el estado de una

vía.

La figura 12 representa el módulo emisores de seBalización 23 

de la figura 3. La misión de este módulo es la preparación y la emisión - 

de mensajes de controles de tonalidades y de oeSalizaciones hacia la red 

de conexión. Este módulo comprende dos memorias 210 y 211 idénticas, direg 

cionadas por una lógica de direccionado 212 gobernada por las señales de 

reloj uol a uj8;la lógica de direccionado es igualmente conectada a la ba 

ra puntos memorias IMP por la que recibe eb de las instrucciones que permi 

ten el-direccionado de las memorias 210 y 2 11 a partir de la barra pantos 

memoria LMP. La entrada de cada memoria se conecta a la barra de informa­

ciones multirregistradora LIMR por mediación de una puerta Y213, 214 res­

pectivamente; cada puerta Y tiene una pntrada conectada a la barra pontos 

memoria LMP. La salida de cada memoria se conecta a una entrada distinta 

de una puerta 0 215, cuya salida se conecta, por una parte, a una entrada

de una puerta Y216 y por otra, a una entrada de una pnerts Y217; otra en­

trada de la puerta Y216 recibe las señales de reloj to 1 y otra entrada 

de la puerta Y217 recibe las señales de reloj to mi .La salida de la puet 

ta Y216 se conecta a un registro 218, que es un registro paralelo/serie -

y cuya salida se conecta a la entrada de una lógica de salida 220; la sa­

lida de la puerta Y217 se conecta a un registro 219, que es un registro - 

paralelo/serie y cuya salida se conecta a la entrada de una lógica de sa­

lida 2 2 1; las lógicas de salida 220 y 221 tienen su salida conectada a la 

línea de conexión MIX que se conecta a la red de conexión 1 de la figura 1 .

La línea de conexión MLX es m u ltifilar, conectándose cada lógica de salida
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a la red. de conexión por dos cables de la línea de conexión.

Las memorias 210 y 211 están alternativamente eá escritura y 

lectura. Mientras que se escribe en una memoria, se lee en la otra memorit 

para la emisión hacia la red de conexión, siendo la almena de tiempo que 

permite la escritura en memoria de un milisegundo. Cada lógica de salida - 

puede transmitir un mensaje, es decir una palabra de 28 eb, cada 125 micrc 

segundos, es decir 8 mensajes en un milisegundo, y por consiguiente 16 men 

saje para las dos lógicas de salida; la utilización de dos registros 218,

219 permiten la conducción de 16 mensajes durante la escritura a una memo­

ria, puesto que las informaciones de la otra memoria, que está en lectura, 

son alternativamente desviadas a los registros 218 y 219. La escritura en 

los registros se realiza durante la via temporal to de cada trama de 125 

microBegundos, pero en un instante diferente en cada registro. Un contador 

de direecionado de la lógica de direccionado 212 es incrementado después 

de cada lectura de la memoria;cada palabra es borrada, en la memoria, des­

pués de la lectura. Las palabras dispuestas en los registros son emitidas 

en la misma trama que aquella donde están inscritas; se emiten desde la ** 

vía temporal tl5, instante 9 5 hasta la vía temporal t21 instante 6 3.

Un mensaje es emitido si el registro donde se encuentra contie 

ne al menos 1 eb que indica la función; en caso contrario se impide la sa­

lida del mensaje por la lógica de salida correspondiente. Un control de im­

paridad es efectuado, en la lógica de salida, en el contenido del mensaje; 

en caso de mala imparidad, hay restablecimiento de la buena imparidad aña­

diendo 1 eb en el mensaje en t21 9 3; cuando la memoria en lectura ha si­

do leida, la misión de las memorias 210 y 211 se invierte. Es posible efeg 

tuar un control de funcionamiento por un programa de ensayo que, por una - 

parte permite controlar el envió de una tonalidad por el módulo emisores 

de señalización a partir de una palabra registradora de una memoria tampcn 

20 ó 2 1, y por otra solicita al íntercambiador la lectura de una palabra 

de control en la red de conexión; la lectura correcta de la palabra permite
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así verificar el buen funcionamiento ¿el conjunto lógico ¿e control 15,

¿el bloque menoría de registradores 19, ¿el bloque memoria tampon 14 y de. 

módulo emisores de señalización 23, así como de la buena transmisión del 

mensaje en la línea de conexión HLX.

La figura 13 representa un bloque entrada/salids; el módulo - 

entrada/salida 24 de la figura 3 comprende al menos un bloque entrada/sa- 

lida, tal como se representa en la figura 13. El módulo entrada/salida as< 

gura la intercara entre el multirregistrador y el intercambiador; cada - 

bloque entrada/salida tiene por tanto un acceso lectura/escritura por el 

intercambiador y un acceso lectura/escritura por el multirregistrador; ca­

da bloque entrada/salida se conecta por tanto a la barra de intercambios 

LIE y a la barra de informaciones multirregistradora LIMR.

Un bloque entrada/salida se compone esencialmente de una memo­

ria 230, de una capacidad de 256 palabras de cuatro sectores de 4 eb; la 

memoria está dividida por ejemplo en 32 zonas memorias de 8 palabras, per( 

esta división es meramente de lógica, estando especializada cada zona me­

moria; hay zonas memoria para la entrada, es decir que reciben informacio­

nes por la barra de intercambios LIE a destinos del multirregistrador; haj 

zonas memorias para la salida, es decir que reciben informaciones para la 

barra de informaciones multirregistradoras LIMR de destino del íntercambit 

dor; hay zonas memoria reservadas a tareas de observación y zonas memoria: 

reservadas al conteo; finalmente hay zonas memoria reservadas a mensajes 

de tipo dado, tales como: mensaje entre los intercambiadores de las unida­

des de control 4 y 5 por las líneas de intercambios Eüí, mensaje entre el 

órgano de control 7 y un intercambiador por las líneas de control LC, men­

saje entre una uhidad de selección y un intercambiador por las líneas de 

marcado LU.

Una puerta 0 231 se conecta a la entrada a la barra de infor­

maciones multirregistradora LIMR y a la barra de intercambies LIE. La salj 

da de la puerta 0231 se conecta a una entrada de cada una de las puertas -
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, 233, 234, 235; la salida de cada puerta Y se conecta a una entrada

Aferente de la menoría 230, permitiendo cada puerta Y la escritura, en un 

ector de cuatro eb, de un sector de cada una de las 256 palabras de la - 

lemoria. La memoria 230 tiene cuatro salidas, una por sector, que se conec 

.an respectivamente, por una parte, a una entrada de las puertas Y236, - 

¡37, 238, 239, cuyas salidas se conectan a la barra de intercambios LIE, 

por otra parte, a una entrada de las puertas Y240, 241, 242, 243 cuyas 

elidas se conectan a la barra de informaciones multirregistradoras LIHR; 

tra entrada de las puertas Y240,241, 242, 243 se conecta a la salida del 

ircuito de decodificado 166 que proporciona la orden ATE, figura 9.

La memoria 230 puede direccionarse ya sea por el multirregis- 

,rador ó bien por el intercambiador. Para el multirregistrador, el direc- 

¡ionado es proporcional ya sea por la barra de informaciones multirregis- 

radora LIMR por mediación de un registro de direccionado 244 ó bien direr 

.ámente por la barra puntos memoria IMP. Para el íntercambiador, el diree- 

sionado es únicamente proporcionado por la barra de intercambios LIE.

El registro de direccionado 244 tiene su entrada conectada a 

a salida de una puerta Y245 una de cuyas entradas se conecta a la salida 

Leí circuito de deeodificado 166 que proporciona la orden ATE y otra entr! 

La se conecta a la salida de la puerta 0231; la salida del registro de di' 

'accionado 244 se conecta a una entrada de una puerta Y249; un registro d{ 

Lireccionado 246, que sirve para el direccionado por el intereambiador, - 

biene su entrada conectada a la salida de una puerta Y 247 una de cuyas en* 

bradas se conecta a la salida de la puerta 0231 y cuya otra entrada se co­

lecta a la linea de control LCE del intercambiador (ver figuras 14 y 17); 

La salida del registro de direccionado 246 se donecta a una entrada de une 

puerta Y248. Otra puerta Y250 tiene una entrada conectada ala barra puntos 

nemoria LMP que lleva los eb 21 a 28 de las palabras instrucciones. Otra 

entrada de la puerta Y248 recibe la seSal de reloj Al, y otra entrada — 

de las puertas Y249, 250 recibe la señal de reloj Al; la señal A-l es la
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señal complementaria de la señal de reloj Vil# La salida de cada-una de — 

las puertas Y248, 249, 250 se conecta respectivamente a una entraña de un< 

puerta 0252 cuya salida se conecta al circuito de direccionado 253 de la 

memoria 230 por la conexión 254 que lleva los eb 9 a 16 de las barras de 

informaciones multirregistradora LUIR y de intercambios LIE, ó los eb 21 

a 28 de las barras puntos memoria LMP; la salida de la puerta 0252 se co­

necta igualmente a una entrada de una puerta Y256 por una conexión 255 qu< 

lleva los eb 1 a 8 de las barras de informaciones multirregistradora LIMR 

y de intercambios LIE. La puerta Y256 tiene otras dos entradas conectadas 

respectivamente ala barra de direccionado LAE y la línea de control LCE 

del intercambiador que definen direcciones de sectores a leer en la memo­

ria 230, conectándose la salida de lappuerta Y256 a una entrada de las - 

puertas Y236, 237, 238, 239 y proporcionando según las informaciones reci 

bidas por la conexión 255, una señal para una o varias de las puertas Y23(

237, 238, 239.

Finalmente una entrada de una puerta 0258 se conecta a la sa­

lida de una puerta Y257 que tiene una entrada conectada a la salida del 

circuito de decodificado 166 que proporciona la orden ATE y otra entrada 

conectada a la barra puntos memoria IMF y que recibe así el eb 32 de la - 

instrucción de orden ATE; otra entrada de la puerta Y258 se conecta a la - 

barra de direcciones LAE del intercambiador; la salida de la puerta 025E

se conecta a una entrada de las puertas Y232, 233, 234, 235, permitiendo - 

estas puertas la escritura en la memoria 230 de las informaciones que pro­

ceden ó bien de la barra de informaciones multirregistradores LIMB ó bien 

de la barra de intercambios LIE.

Ahora se vá a describir las macroinstrucciones utilizadas; en 

las figuras 8a, 8b, 8c se observa el formato de estaB macroinstrucciones 

que comprenden cada una 48 elementos binarios, designados por la abrevia­

ción eb; las macroinstrucciones utilizan una escritura simbólica; las órde 

nes que definen las funciones son dados por los eb 1 a 8.
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1) ÍMO - Esta orden permite la escritura en una memoria tampón de un parg 

metro P de 8 eb ó de 16 eb. La dirección Ad, de la palabra en la memoria 

tampón y el valor del parámetro se dan por la macroinstrueción. El pará­

metro tiene un valor de 8 ó 16 eb, y puede escribirse en una palabra com­

pleta (l6 eb) de la memoria tampón ó en un octeto de una palabra (8 eb). 

El salto de fase, SIB, de 12 eb permite escribir un salto de fase de 0 a 

+ 2.047, que añadido a la fase actual, dará la fase siguiente del progra 

ma.

2) BMAS - Esta orden permite la escritura.en memoria tampón, en un sector

de 4 eb de una palabra, de un parámetro P de 1 , 2, 3 ó 4 eb. La dirección 

Ad, de la palabra en la memoria tampóny del sector de la palabra se codi­

fica en la macroinstrueción. El valor del parámetro P,es dado en cuatro 

eb, y una carátula, M, en 4 eb indica para cada eb que tiene el valor "1" 

que es preciso inscribir el valor correspondiente del parámetro; y para 

cada eb que tenga el valor "0" que el valor correspondiente del parámetro 

no debe inscribirse. El salto de fase SIH, de 16 eb, permite escribir un 

salto de fase comprendido entre 0 y + 32.000, que añadido a la fase ac­

tual dará la fase siguiente del programa.

3) BMASI - EBta orden es idéntica a la orden IMAS, salvo en lo que respec 

ta al direccionado. Aquí se trata de un direccionado indirecto, siendo dg 

da la dirección en la memoria tampón por una palabra de la memoria tampón 

cuya dirección Ad, es dada en la macroinstrueción.

4 ) TEDEUM - Esta orden permite dos operaciones sucesivas de lectura/escri 

tura en una memoria tampón. Hay en primer lugar lectura, en memoria tam­

pón, de una primera palabra cuya dirección es dada por la primera direc­

ción fuente, 1* Ad. So. de la macroinstrueción, y escritura de la informg 

ción leída en una palabra de la memoria tampón cuya dirección es dada por 

la primera dirección destino, Ad.D. Una segunda operación similar es 

ejecutada con la segunda dirección fuente, 2^ Ad. So, y la segunda direc­

ción destino 26 Ad.D. El salto de faBe SBH está comprendido entre 0 A 7.
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5) TFT - Esta orden permite leer en una memoria tampón una palabra cuya 

dirección es dada por la dirección fuente Ad.So. La información leída es 

reescrita en la memoria tampón en una palabra cuya dirección es dada por 

la dirección destino, Ad.D. El valor del código C indica si se trata de 

una palabra completa, de un octeto, ó de un sector de esta palabra. El - 

salto de fase s m  está comprendido entre 0 y4- 32.000.

6 ) ERAN - Esta orden permite una conexión, B3, incondicional, en cualquier 

lugar del programa; el conexionado permitido está comprendido entre 0 y 

32.000. BE es un número de fase de conexión oetal.

7) SAU - Esta orden es un salto de fase, SPE, incondicional; permite aña­

dir a la fase actual un salto de fase comprendido entre O y 4 32.000, pa­

ra conectar el programa en una fase determinada.

8) REP0 - Esta orden es una macroinstrucción de espera del programa. El 

salto de fase es nulo y el programa está a la espera.

9) EFF - Esta orden es la ultima después de la utilización de una palabra 

registrador. Permite borrar la palabra registrador que acaba de desarrollar 

el programa.

l8) IRISE - Esta orden inicializa una palabra registrador. Esta iniciali- 

zación puede efectuarse en un registrador rápido para el desarrollo de un 

programa para tratar una comunicación, ó sobre un registrador lento para 

las funciones de tasación. Sin embargo esta inieializaeión no tiene lugar 

más que con ciertas condiciones. Para la toma de un registro lento basta 

que la báscula 118 figura 6b, está en el valor"l", existe entonces tema del 

primer registrador lento libre, en una memoria tampón, que se utilizará - 

para la tasación de la comunicación. Para la toma de un registrador rápi­

do es preciso en primer lugar que la báscula 118 está al valor "0"; a con­

tinuación la toma se efectúa bajo las siguientes condiciones: 

a) que el número del registrador durante el tratamiento (número dado por 

el contador de registradores 42 figura 6b) no sea ni el primero ni el últi 

me del número máximo de registradores. En efecto cada uno de estos regis-
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tradores tiene una misión perfectamente definida; el primer registrador 

se utilizará para la observación del tráfico, como por ejemplo el número 

de nuevas llamadas llegadas al multirregistrador durante un tiempo dado, 

y el último registrador permite el tratamiento de las faltas y su trans­

ferencia hacia el módulo de entrada/salida 24, figura 3. 

b) Que el numero de registradores rápidos libres sea superior al número 

indicado, en la macroinstrucción es decir por Enr. MR1. Rap. para el mul- 

tirregistrador 10, ó bien por Enr. Rap. MR2. para el multirregistrador - 

11, figura 2. Si hay toma de un registrador rápido la sucesión del prog% 

ma permite un análisis de la función que ha provocado la toma (nueva lia-' 

mada, sintonización, nueva llamada seguida de un mensaje); la conexión - 

del programa es entonces función de este análisis.

11) OBTRA - Esta orden permite realizar un incremento en un valor coloca­

do en una palabra del módulo entrada/salida cuya dirección Ad.Ta.Obs es 

dada por la macroinstrucción. Permite por ejemplo incrementar una memori: 

donde serán. dispuestas todas las nuevas llamadas; esta memoria contendrá, 

al cabo de un tiempo determinado, todas las nuevas llamadas llegadas al

multirregistrador. El salto de fase, SPH, es dado ptr la macroinstru^- 

ción y está comprendido entre 0 y 4- 127; contiene el valor a añadir a la 

fase actual del programa para conseguir la fase siguiente.

12) C0KSIL-1- Esta orden permite un doble ensayo. En primer lugar lectura 

de un valor de señalización en la dirección Ad Sign, dado por la macroiní_ 

trucción, y comparación con um parámetro P cuyo valor es igualmente dado 

por la macroinstrucción. Si la comparación es mala, el salto de fase es 

dado por SPB1; si la comparación es buena hay un segundo ensayo en una 

temporizacien cuya dirección Ad Te es dada por la macroinstrucción con ur 

parámetro de temporización P Te igualmente dado por la macroinstrucción. 

Si la comparación es buena el salto de fase eB de 4-1. ; si la compara­

ción es mala, el salto de fase es dado por SBE2.

Los valores de los saltos de fase son:
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SPH2 : de 0 a 4 127 

SPH1 : de 0 a 4 7

13) CONSIL -2- Esta orden es idéntica a CONSIL 1; solo la dirección de 

la temporización es diferente.

14) CUNEES - Esta orden es idéntica a las anteriores; pero el parámetro 

de temporización Pie es dado en 4 eb.

15) ATEES - Esta orden permite confirmar que el tiempo de espera de una 

señalización está conforme a un parámetro. La señalización es leida en 

el módulo receptores de señalización 22, figura 3, en la dirección Ad. — 

Sign dada por la macroinstrucción; el tiempo de espera es comparado a un 

parámetro P en la macroinstrucción. Si el tiempo de espera es bueno hay 

salto dé fase SPH2; si el tiempo de espera es malo hay comparación de un: 

dirección de temporización, Ad. Te, dada por la macroinstrucción, con un 

parámetro de temporización, P Te. Si la comparación es buena hay salto 

de fase 4- 1; en el caso contrario el salto de fase es SH31.

Los valores respedtivos de los saltos de fase son:

SPH2 : de 0 a 4 127 

SPÉ1 : de 0 a 4 7

16) RMF - Se trata de una orden de ensayo sobre la señalización multifre- 

cuencias recibida por el módulo receptores de señalización 22. El valor 

de la señalización es leído en la dirección Ad. Sign dada por la maero- 

instrucción; este valor es comparado a un parámetro codificado C, en la 

macroinstrucción. Hay treB códigos posibles: 0001 numeración, 0010 seña­

lización, 0100 frecuencia de control; en los dos primeros casos, el valot 

de señalización se inscribe en memoria en la dirección inscripción, Ad In 

dada por la macroinstrucción; en el tercer caso hay únicamente reconoci­

miento de la frecuencia de control. Para estos tres casos, el salto de — 

fase es SPH1; en el caso de no reconocimiento de código, el salto de fa­

se es SPH2.

Los valores respectivos de los saltos de fase son:
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SIE2 : d e O a ±  127

SIE1 : de O a  4- 7

17) RSI - Esta orden permite probar la señalización abonado, ó circuito, 

recibida por impulsos. La dirección de la señalización recibida Ad. Sipi, 

es dada en la macroinstrucción; el valor de esta señalización es compara-' 

do a un parámetro P, aguardado, dado por la macroinstrucción. Si la com­

paración es positiva el salto de fase es SH12; es de SIB1 en el caso con­

trario.

Los valores respectivos de los saltos de fase son:

SPH2 : de 0 a + 127

SPHi : de 0 a + 127

18) SIPO - Esta orden permite la lectura, en la dirección puesta de ope­

radora Ad. Po, dada por la macroinstrucción, de la señalización puesto - 

de operadora recibida. Esta señalización es analizada y orienta el progrg 

ma hacia diversos saltos de fase SPE1, SIH3, SPB4, SB35, según el valor 

de la señalización. En caso de nó recepción de la señalización, el salto 

de fase es SPE2 cuyo valor está comprendido entre 0 y 4 127.

19) TONAL — Esta orden permite el envió de la tonalidad hacia un abonado 

ó un circuito. La macroinstrucción dá la dirección Ad, la función F, la 

tonalidad Ton, y el salto de fase SIH. Las órdenes de envió de tonalidad 

llenan una memoria de tres palabras en el modulo emisores de señalización 

23, figura 3, que contiene 16 memorias; si todaB las memorias están lle­

nas, la orden se representa en el ciclo siguiente de tratamiento del re­

gistrador correspondiente.

El salto de fase SPE está comprendido entre 0 y 32.000.

20) T0TSI - Esta orden es idéntica a la orden TCMAL pero precede de un 

ensayo sobre el módulo receptores de señalización 22, con la indicación 

del parámetro de ensayo, PT.

Si el ensayo es negativo hay salto de fase,SIH2, comprendido 

entre 0 y 4- 127, y no de envió de tonalidad; si el ensayo es positivo, -
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hay envío de la tonalidad Ton, y el salto de fase SEK1 impuesto es de -

Al.
21) TETON - Esta orden es idéntica a la anterior, pero el envió de tona­

lidad Ton, está condicionado por un ensayo sobre el contenido de una pa­

labra en la memoria tampón, cuya dirección es Ad.M; este contenido se con 

para a un parámetro 3?* Si el ensayo es negativo hay salto de fase, SBH2, 

comprendido entre 0 y 4- 7 y no envió de tonalidad; en caso contrario hay 

envió de tonalidad y salto de fase impuesto, de valor 4- 1.

22) TORAZ - Esta orden permite el envió de una tonalidad como se indica 

en la orden 19 T<NAL, y la puesta a cero de una ó varias temporizaciones. 

La ó las temporizaciones a poner a cero son dadas por el código tempori­

zaron C Te, de la macroinstrucción.

A la salida de la temporización hay salto de fase SFH compren

dido entre 0 y A 2.047.

23) TOTEM — Esta orden permite un envió de tonalidad como se ha definido 

para la orden TONAL, pero este envió está condicionado por un ensayo so­

bre una palabra temporización contenida en la memoria tampón. La direc­

ción temporización Ad Te, de la macroinstrucción dá la dirección de la - 

palabra temporización a leer en la memoria tampón; el contenido de esta 

palabra temporización se compara a un parámetro de temporización P Te.

Si el contenido de la palabra temporización es superior al parámetro de 

temporización, la temporización es sobrepasada y hay salto de fase S3EH2; 

en el caso contrario hay envió de tonalidad y salto de fase 4- 1. El saltt 

de fase SPH2 está comprendido entre 0 y 4- 7 .

24) TEBNUC - Esta orden efectúa dos ensayos sucesivos; se lee un sector 

de la memoria tampón cuya dirección Ad Sec, es dada en la macroinstruecit 

el valor de la carátula M da un eb sobre 4 a  ensayar. Si el ensayo es ne­

gativo hay salto de fase SHÍ2; si el ensayo es positivo hay un segundo - 

ensayo en el contenido de nn registro de numeración teclado cuya direccic 

Ad HNC es dada por la macroinstrucción a fin de verificar si este conten^
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do. Si este segundo ensayo es positivo, es decir si el registro de numer& 

ción teclado está a cero, hay salto de fase SIH1; en caso contrario el sa.. 

to de fase es nulo.

Los valores de los saltos de fase SIH1 y SIH2 son de 0 e A 12"

25) COSEA. - Esta orden permite comparar el contenido de un sector de la - 

memoria tampón cuya dirección, Ad Sec, es dada por la macroinstruccion, 

de dos parámetros, Pl, P2, cuyos valores son igualmente dados por la ma- 

croinstrucción. Si el contenido del sector es igual a Pl hay saltos de fg 

se SIHl. En caso contrario hay comparación con el segundo parámetro P2; 

en caso de igualdad hay salto de fase SB52 y en caso contrario salto de

fase SIH3.
Los saltos de faseSPE2 y SPH3 están comprendidos entre 0 y 

4-127; el salto de fase SPH1 está comprendido entre 0 y 4- 7.

26) ANAS - Esta orden permite la comparación sucesiva de un parametro con 

el contenido de un sector de la memoria tampón, cuya dirección Ad Sec es 

dada por la macroinstruccion. Los parámetros Pl, P2, P3, P4 son igualmen­

te dados por la macroinstruccion. El contenido del sector es comparado en 

primer lugar a Pl; si hay igualdad el salto de fase es de A 1; en el caso 

contrario hay comparación con P2, y si hay igualdad el salto de fase es

A 2; en caso contrario hay comparación con P3, y si hay igualdad el salto 

de fase es de A 3; en caso contrario hay comparación con P4, y si hay - 

igualdad el salto de fase es de A 4; en caso contrario el salto de fase 

SIH5 es indicado por la macroinstrucción, y su valor esta comprendido en­

tre 0 y ¿ 2.047.
27) ASM* - Esta orden es idéntica a la anterior, ANAS, pero en lugar de 

comparar un sector de cuatro parámetros, se compara este sector a 4 cara- 

tulas MI, M2, M3, M4, sucesivas. Se compara por tanto la presencia de eb 

a "1" en el sector, siendo dada esta presencia por el valor de las cara- 

tulas contenidas en la macroinstrucción. Los saltos de fases son idénti­

cos a los de ANAS.
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28) R&Z - Esta orden consiste en poner a cero, en la memoria tampón, una 

ó varias palabras, ó 2, 4, 6 eb de nna palabra de la memoria tampón. Esta 

orden comienza por nn ensayo que define a partir del contenido de la maer¡) 

instrucción las direcciones ó los eb a poner a cero; todas las informacio 

nes necesarias son contenidas en la macroinstrucción. El código C, indica 

según su valor, lo que ha lugar de poner a cero; palabra, octeto, sector, 

eb.

RAZ 1 se refiere a la puesta a cero de 4 palabras, ó de 4 octetos, ó 4 — 

sectores cuyas direcciones respectivas son l^Ad, 2^Ad, 3^Ad, 4**Ad.

RAZ 2 se refiere a la puesta a cero de 2 veces 1, 2 ó 3 eb, y Mi, M2 son 

carátulas; las direcciones de puesta a cero son dadas por l^Ad, 2^Ad.

29) TUTUS - Esta orden permite un primer ensayo en un eb en memoria tampón 

y después eventualmente un segundo ensayo es decir en un eb o bien en un 

sector, según la indicación contenida en el código C, de la macroinstruc- 

ción. El primer ensayo, que se refiere a un eb cuya dirección Ad 1 es da­

da por la macroinstrucción, se realiza por comparación con el valor dado 

por la carátula M; si el segundo ensayo se refiere a un eb, la dirección 

de éste eb es dada por la macroinstrucción en Ad l/4 y este ensayo se efe.̂  

túa por comparación con el valor dado por la caratula Mi. Si los dos ens& 
yos son positivos el salto de fase es 4- 1; si el primer ensayo es negati­

vo el salto de fase es SBH3; si el segundo ensayo en negativo el salto de 

fase es SIH2.

Si el segundo ensayo se refiere a un sector de 4 eb, la dirqs 

ción de este sector es dada por la macroinstrucción en Ad 1/4, y  este en­

sayo se efectúa por comparación con el parámetro P4. Los saltos de fase 

son loB mismoB que anteriormente.

Los valores de los saltos de fase son;

S K 2  : de 0 a 4 7

SIH3 : de 0 a 4 7

30) TESTUS - Esta orden permite un primer ensayo en un sector de memoria



-45-

5

10

15

20

25

30

tampón, y después eventualmente un segundo ensayo ya sea en otro sector 6 

bien en un eb, según la indicación contenida en el código C de la macroiru 

trucción. El primer ensayo que se refiere a un sector cuya dirección Ad 4 

es dada por la macroinstrucción se realiza por comparación con el valor — 

del parámetro P; si el segundo ensayo se refiere a otro sector, la direc­

ción de este sector es dada por la macroinstrucción en Ad l/4 y éste ensn 

yo se efectúa por comparación con el valor dado por el parámetro P4. Si - 

los dos ensayos son positivos el salto de fase es 4- 1; si el primer ensa­

yo es negativo el salto de fase es SHíg, si el segundo ensayo es negativo 

el salto de fase es SIH2. Si el segundo ensayo se refiere a un eb, la di­

rección de este eb es dada por la macroinstrucción én Ad l/4 y este ensa­

yo se efectúa por comparación con el valor dado por la carátula Mi. Los 

saltos de fase son los mismos que anteriormente.

Los valores de los saltos de fase son:

SPH2 : de 0 a + 7 

SIH3 : de 0 a 4- 7

31) CHIPO — Esta orden permite la recepción de una cifra del puesto de - 

operadoras. La dirección de la cifra  recibida es dada en Ad por la macro­

instrucción, colocándose esta cifra en una palabra de la memoria tampon — 

a la dirección Ad CE dada por la macroinstrucción, y el salto de fase SIHL 

está comprendido entre 0 y 4- 127.En caso de no recepción de la cifra, el 

salto de fase, SHI2 está comprendido entre 0 y 4- 2.047.

32) TES — Esta orden permite efectúar un ensayo entre el contenido de un 

sector de la memoria tampón, cuya dirección Ad Sec, es dada por la macro­

instrucción, y el valor dado por la carátula M. Si el ensayo es positivo 

el salto de fase es S%1; en el caBo contrario es de SIH2.

Los valores de los saltos de fase Bon:
SEK1 : de 0 a 4- 2.047 

SPH2 : de 0 a i 2.047

33) ANS - Esta orden permite un análisis del contenido de un sector de la
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memoria tampón s coya dirección Ad Sec, es dada por la macroinstrucción, j 

con respecto a nn parámetro P. Si el análisis es bueno el salto de fases 

es SPHl; en el caso contrario el salto de fase es SIH2.

Los valores de los saltos de fase son:

SPHl : de 0 a 4 2.047 
SIH2 : de 0 a 4- 2.047

34) C0MBS - Esta orden permite una comparación entre el contenido de un - 

sector de la memnria tampón cuya dirección Ad Sec es dada por la macroins 

trucción, y un parámetro P. Si el contenido es superior al parámetro, el 

salto de fase es SPB3. Si el contenido es igual al parámetro, el salto de 

fase es SIH2. Si el contenido es inferior al parámetro, el salto de fase 

es SIE1. Los valores de los saltos de fase SPHl, SBE2, SBK3 están compren 

didos entre 0 y 4 127.

35) 0MP - Esta orden permite realizar una operación lógica ó una operación 

aritmética en una palabra de la memoria tampón cuya dirección Ad M es dada 

por la macroinstrucción, con un parámetro P. El tipo de operación es codi 

ficado en C0P de la macroinstrucción; este código es enviado al circuito 

lógico 160 que controla el circuito de cálculo 154 de la figura 9.

El salto de fase SBE está comprendido entre 0 y 4 7.

36) 0MM - Esta orden permite realizar operaciones lógicas ó aritméticas 

entre dos palabras de la memoria tampón.Las direcciones de las palabras 

son dadas por Ad Mi y Ad M2, siendo dado el tipo de operación por OOP. - 

Saltos de faseB pueden ser diferentes según el resultado de la operación. 

Los saltos de fases SPHl, SPH2, SPH3 están comprendidos entre 0 4 7. El 

salto de fase SIH está comprendido entre 0 y 4 2.047.

37) 0M0 - Esta orden permite efectuar operaciones lógicas ó aritméticas 

entre el contenido de una palabra y el contenido de un octeto de la memo­

ria tampón; la dirección de palabra es dada por Ad M y la del octeto por 

Ad 0. Los saltos de fase SPHl, SM2, SHÍ3, diferentes según el resultado 

de la operación están comprendidos entre 0 y 4 7. El salto de fase SHI es
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tá comprendido entre 0 y 4- 2.047

38) OMS — Esta orden permite efectuar operaciones lógicas ó aritméticas - 

entre el contenido de una palabra y el contenido de un sector de una pala­

bra de la memoria tampón. La dirección de la palabra es dada por Ad M y 

la del sector por Ad Sec. Los saltos de fase SPHl, SPH2, SIH3 diferentes 

según el resultado de la operación están comprendidos entre 0 y 4- 7, es­

tando comprendido SIE entre 0 y 4- 2.047.

39) 0MSI - Esta orden es idéntica a la anterior OMS, pero el direccionado 

del sector Ad Sec I es indirecto.

40 ) 0PA0 — Esta orden permite efectuar operaciones lógicas o aritméticas 

entre un octeto ce direccionado Ad 0 y un parametro P. El tipo de operacic 

nes es dado por COP. Los saltos de fase SIE1, SIH2, SEH3, diferentes se­

gún el resultado de la operación, están comprendidos entre 0 y 4 7; SIH - 

está comprendido entre 0 y 4 2.047.

41) 0P0C0 - Esta orden permite efectúar operaciones lógicas ó aritméticas 

entre el contenido de dos octetos de direcciones Ad 01 y Ad 02. El tipo

de operación es dado por COP. Los saltos de fase SPHl, SHI2, SIH3 diferen** 
tes según el resultado de la operación, están comprendidos entre 0 y 4; 7; 
SPH está comprendido entre 0 y 4 2.047.
42) OSO - Esta orden permite efectúar operaciones lógicas ó aritméticas 

entre el contenido de un octeto de una palabra y el contenido de un sector 

de una palabra de la memoria tampón, de dirección Ad 0 y Ad Sec. El tipo 

de operación es dado por el codigo de operación COP. Los saltos de fase 

SPHl, SIH2, SEK3, diferentes según el resultado de la operación, están - 

comprendidos entre 0 y ¿ 7; SPH está comprendido entre 0 y 4 2.047.

43) OSPA - Esta orden permite efectuar operaciones lógicas ó aritméticas 

entre el contenido de un sector de una palabra de la memoria tampón, de 

dirección Ad Sec y un parámetro P. El tipo de operaciones dado pnr COP. 

Los saltos de fase, SPHl, SIE2, SHIS, SPH4 diferentes según el resultado 

de la operación están comprendidos entre 0 y 4 7; SH!5 esta comprendido
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entre 0 y 4- 127; SPH está comprendido entre 0 y 4- 2.047.

4 4) OSS - Este orden permite efectuar operaciones lógicas ó aritméticas - 

entre el contenido de dos sectores de dos palabras de la memoria tampón; 

sus direcciones son Ad Sec 1 y Ad Seo 2. El tipo de operaciones dado por 

COP. Los saltos de fase SBHl, SPH2, SIH3, SEH4 diferentes según el resul­

tado de la operación, están comprendidos entre 0 y A 7; SPH5 está compren-' 

dido entre 0 y A 2.047.

4 5) 0SSI- Esta orden permite efectuar operaciones lógicaB ó aritméticas 

entre el contenido de un sector de una palabra de la memoria tampón de - 

dirección Ad Sec y otro sector de una palabra de la memoria tampón cuya 

dirección indirecta es Ad Sec I. El tipo de operaciones dado por COP. Los 

saltos de fase SPH1, SEE2, SIH3, SFH4 diferentes según el resultado de la 

operación están comprendidos entre 0 y A 7; SE35 esta comprendido entre 0 

y A 127; SPH está comprendido entre 0 y A 2.047.

46) 0SIP - Esta orden permite efectuar operaciones lógicas ó aritméticas 

entre el contenido de un sector de una palabra de la memoria tampón de - 

direccionado indirecto Ad Sec I y un parámetro P. El tipo de operaciones 

dado por COP. Los saltos de fase SPHl, SIH2, SIH3, SIH4 diferentes según 

el resultado de la operación, están comprendidos entre 0 y A 7; SPE5 está 

comprendido entre 0 y A 127; SPH está comprendido entre 0 y A 2.047.

47) OSIS - Esta orden permite efectuar operaciones lógicas ó aritméticas 

entre el contenido de un sector de una palabra de la memoria tampón, de - 

direccionado indirecto Ad Sec I, y otro sector de una palabra, cuya direg 

ción es Ad Sec. El tipo de operaciones dado por COP. Los saltos de fase 

SPETl, SPH2, SPH3,SIH4 diferentes wegún el resultado de la operación están 

comprendidos entre O y A 7; SPH5 está comprendido entre 0 y A 127; SPH -

está comprendido entre 0 y A 2.047.

Todas las órdenes desde la orden 35 OMP hasta la orden 47 OSIS

pueden efectuar las operaciones lógicas ó aritméticas siguientes: ensayo, 

análisis, comparación, adición, substracción, unión (función lógica 6),
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intersección (función lógica Y). El tipo de operación COP es codificado e¿ 

8 eb que son los eb 17 a 24 de la macroinstrucción; los eb 17 a 20 dan el 

código de la red de decalaje 153;el eb 23 define la operación (lógica ó 

aritmética), el eb 21 indica si es preciso imponer un "1" en la entrada 

retenida del circuito de cálculo 154 de la lógica de control 17. El 3b 22 

sirve para validad las salidas "retención" e "igual" del circuito de cál­

culo 154 que definen el resultado de una comparación superior, igual ó in 

ferior; el eb 24 da un salto de fase impuesto, cuando éste es diferente 

de los saltos de fase SPH, SHH, SIH2, SPH3,

48) ASIUO — Esta orden permite inicializar un sub-programa. Permite a pqr 

tir de un código C, contenido en la macroinstrucción, calcular una fase 

retorno e inscribirla en la segunda palabra de la memoria tampón antes de 

tomar en cuenta e inscribir en la primera palabra de la memoria tampón la 

fase partida del sub-programa, PH—DEP—SP, dada por la macroinstrucción.

Al final de la macroinstrucción hay puesta a cero de una tem- 

porización de control cuya dirección en memoria tampón está dada por Ad 

Te.

49) RETAM - Esta orden permite un retorno de sub-programa para inicializar 

un tratamiento de falta. Permite la inscricción en memoria tampón a la di-L 

rección dada por Ad Ins de un parámetro cuyo valor es dado por la macro— 

instrucción en P Ins, y después substraer 1 a la fase de retorno e inserí 

birle en la segunda ó la tercera palabra de la memoria tampón, según el 

valor del código C.

50) ASPEO - Esta orden permite inicializar un sub-programa de intercambios 

a partir de los datos contenidos en la macroinstrucción. Los datos que se 

refieren al tratamiento, tipo y función son dados por F en la maeroinstruc 

ción que da igualmente la dirección Ad TE de una zona tampón del módulo

de entrada/salida 24 deljmultirregistrador, y la fase partida del sub-pro 

grama de intercambios, PH-DEB-SPE. La orden pone igualmente a cero una - 

palabra temporización de la memoria tampón, utilizada para el intercambio.
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Hay igualmente colocación de la fase retorno del suh-programa de inter­

cambios (fase retorno igual a fase actual 4- 2) a la que volverá el sub-pro 

grama a la salida del intercambio.

51) MEC - Esta orden permite el envió de un mensaje corto desde el multia* 

registrador hacia el módulo de entrada/salida. La orden comienza por un 

ensayo en la palabra 0 de una zona tampón del módulo de entrada/salida; 

si la palabra está ocupada, permanece a la espera, no hay por tanto salto 

de fase mientras el tiempo no exceda el valor de temporización P Te dado 

por la instrucción; si la palabra está libre el mensaje es enviado de la

10 siguiente manera.

La función contenida en la palabra 3 ó 43 de la memoria tam­

pón se coloca en la palabra 1 de la zona tampón. La información contenida 

en la palabra de la memoria tampón, de dirección Ad 1, se ordena en la 

palabra 2 de la zona tampón. La información contenida en la palabra de la 

lg memoria tampón, de dirección Ad 2, se ordena en la palabra 3 de la zona - 

tampón. El contenido de la palabra de la memoria tampón,de dirección Ad, 

que da el número de registrador en curso de tratamiento se ordena en la 

palabra 0 de la zona tampón. El salto de fase es 4- i después del envió - 

del mensaje corto. En el caso en que haya desbordamiento de la temporiza 

20 ción, hay escritura de falta y ordenamiento de una fase retorno. El dirqs 

cionado de la zona tampón sobre la que se trabaja, es ordenado en la pa­

labra 4 de la memoria tampón.

52) MLD - Mensaje largo, comienzo

53) MLF - Mensaje largo, final.

La orden MLD permite el envió de la primera parte (4 palabras) 

de un mensaje largo (8 palabras) desde la memoria tampón hacia una zona 

tampón;esta orden es obligatoriamente seguida de una orden MLF que permite 

el envió de la segunda parte (4 palabras) del mensaje largo. Estas órde­

nes son idénticas a la orden anterior MEC, pero el ensayo de ocupación 

30 de la palabra 0 de la zona tampón no es efectuado más que en la orden M U
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que contiene el parámetro de temporización P Te.

La orden MLD permite cargar las palabras 1, 2, 3, 4 de la zo 

na tampón respectivamente a partir de la palabra 3 de la memoria tampón 

y de las palabras de direccionado Ad 1, Ad 2, Ad 3 de la memoria tampón.

La orden MLF permite cargar las palabras 5, 6, 7, 0 de la zo 

na tampón a partir de las palabras de direccionado Ad 4, Ad 5, Ad 6, Ad, de 

de la memoria tampón, conteniendo la palabra de dirección Ad el número - 

de registrador en curso de tratamiento. El salto de fase es de 4 1 a la 

salida del envió del mensaje.

54) TREMO - Esta orden permite verificar si el número del registrador en 

curso de tratamiento corresponde al número de registrador ordenado en la 

palabra 0 de nna zona tampón de direccionado Ad TEl. Si el ensayo es po­

sitivo, la dirección de la zona tampón se ordena en la palabra 4 o 44 de 

la memoria tampón, y es en esta palabra donde se irá a buscar la direc­

ción de la zona tampón durante el tratamiento del registrador correspon­

diente (ver órdenes MEC, MLD y MLF). Si el ensayo es negativo se efectúa 

un segundo ensayo en la zona tampón de dirección Ad TE2, y si este según 

do ensayo es positivo la dirección de la zona tampón se ordena en la pala 

bra 5 ó 37 de la memoria tampón. Si este segundo ensayo es negativo se

efectúa un tercer ensayo en la zona tampón de dirección Ad TB3. Si este 

tercer ensayo es positivo la dirección de la zona tampón se ordena en la 

palabra 5 ó 37 de la memoria tampón. Si uno de los ensayos es positivo, 

el salto de fase es 4- 2. Si los tres ensayos son negativos, hay ensayo 

de desbordamiento de temporización de 256 milisegundos, y el salto de fa 

se es 4 1 en caso de desbordamiento; en caso de no desbordamiento, el - 

salto de fase SBE está comprendido entre 0 y 4 7.

55) TRETI - Esta orden es sensiblemente idéntica a la órden anterior, pe 

ro la comparación se efectúa entre un valor ordenado en una palabra de 

la memoria tampón cuya dirección es Ad, y el contenido de la primera pa­

labra de una zona tampón de direccionado Ad TEl. Si este ensayo es nega-
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.tiYo, una segunda comparación tiene lugar con el contenido de la primera 

palabra de la zona tampón de direccionado Ad TE2. Si el segundo ensayo es 

negativo se efectúa un tercer ensayo con el contenido de la primera pala­

bra de la zona tampón de direccionado Ad TE3. Los saltos de fases son los 

mismos que los de la orden TE2N0, pero a duración de la temporización es 

en el presente caso de 512 milisegundos.

56) TRADIM - Esta orden permite efectuar la adición de un parámetro cuyo 

valor P es dado por la instrucción, con el contenido de la palabra de di­

reccionado Ad 1 de la memoria tampón. El resultado de la adición es orde­

nado en la palabra de direccionado Ad 2 de la memoria tampón. El salto de 

fase S m  está comprendido entre 0 y A 7.

57) RARE - Esta orden permite la colocación, en 5 palabras de la memoria 

tampón, de informaciones contenidas en una zona tampón del módulo de en- 

trada/salida.

El direccionado de la zona tampón es dado por el contenido de 

la palabra 4 de la memoria tampón; el contenido de la palabra 1 de la zo­

na tampón es entonces ordenado en la paMnra 3 o 43 de la memoria tampón}

el contenido de las palabras 2, 3, 4, 5 de la zona tampón es ordenado res

pectivamente en las palabras de dirección Ad 1, Ad 2, Ad3, Ad4 de la me­

moria tampón. Al final del ordenamiento hay puesta a cero de la palabra 

0 de la zona tampón a fin de liberar la zona tampón cuyo contenido acaba 

de ser transferido a la memoria tampón. El final de la orden se efectúa — 

en la fase de retorno al sub-programa, ordenada en la memoria tampón en 

la palabra 2 ó 42. Se observará que esta orden efectúa la transferencia - 

inversa de la orden 51 MEC.

58) RADER -

59) RAFIR - Estas dos órdenes permiten la transferencia de una respuesta 

larga, del módulo de entrada/salida hacia la memoria tampón. La orden RA­

DER permite la transferencia de la primera parte (4 palabras) de una res­

puesta larga} es obligatoriamente seguida de una orden RAFIR que permite
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el envío de la segunda parte (3 palabras) de la respuesta. La orden RADBB! 

finaliza en una puesta a cero de la palabra 0 de la zona tampón direccio- 

nada en el módulo de entrada/salida, y su lectura se realiza como en la - 

orden 57 RARE. El direccionado de la zona tampón es dado por el contenido 

de la palabra 4 de la memoria tampón, y las palabras de la memoria tampón 

son cargadas de la siguiente manera: la palabra 3 es cargada por el conte­

nido de la palabra 1 de la zona tampón, siendo cargadas las palabras de — 

direccionado Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6 por los contenidos de las 

palabras 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la zona tampón. Se hará notar que las ordene: 

RADER y BAFIR efectúan la transferencia inversa de la efectuada por las ó% 

denes MLD y MLF.

60) TINTER- Esta orden permite efectuar un ensayo de intersección (funciót 

lógica Y) entre una información contenida en el primer sector de la pala­

bra 6 de la memoria tampón y de las carátulas Mi, M2, M3 ordenadas en la 

macroinstrucción. Una primera intersección es efectuada con la earatula - 

Mi; si esta insercción es realizada, una segunda intersección es efectuada 

con la cáratula M3 y el resultado es ordenado en el primer sector de la - 

palabra 6 de la memoria tampón; el salto de fase SFR2 está comprendido en-- 

tre 0 4- 2.047. Si la intersección con MI no es realizada, una segunda in4- 

tersección se efectúa con M2; el resultado es ordenado en el primer sector 

de la palabra 6 de la memoria tampón y el salto de fase SBE1 está compren-- 

dido entre 0 y + 2.047.

61) AFICH - Esta orden permite la transferencia de una cifra de un número 

solicitado a partir de un puesto de operadora, ordenado en la memoria tqm 

pón, en zona tampón libre del módulo de entrada/salida cuya dirección 

es dada por Ad TS. Un ensayo es efectuado sobre la palabra 0 de la zona - 

tampón direccionada para saber si esta zona tampón está libre; en caso - 

afirmativo se ordena allí:

- en la palabra 1 la dirección del puesto de operadora que está contenida 

en la palabra de la memoria tampón cuya dirección es dada por Ad P0.
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- en la palabra 3, el rango de la cifra que está ordenada en la palabra d< 

la memoria tampón de dirección Ad Info,

- en la palabra 2, el valor de la cifra que está ordenada en la palabra 4 

ó 44 de la memoria tampón

- en la palabra 0, el contenido de la palabra 3 ó 43 de la memoria tampón 

donde han sido ordenadas las informaciones, forma de tratamiento MT, fun­

ción F, tipo T, dadas por la macroinstracción. El salto de fase es de ^ 1

Estas informaciones que han sido ordenadas en el módulo de en 

trada/salida, serán accesibles por el intercambiador para fijación de la 

cifra en el puesto de operadora cuya dirección es ordenada en el modulo — 

de entrada/salida; esta fijación permitirá a la operadora controlar el qu< 

cada cifra solicitada haya sido tenida en cuenta por la central*

62) AFORS - Esta orden es idéntica a la anterior AFICH, pero permite en­

viar por mediación del módulo de entrada/salida, al puesto de operadora - 

designado por la macroinstrucción ya sea una orden que la operadora debe­

rá ejecutar ó bien una supervisión, es decir el encendido de señalizadora!! 

que permiten informar a la operadora.

63) AFINU - Esta orden es idéntica a las órdenes anteriores, AFICH, AFORS 

pero permite enviar por mediación del modulo entrada/salida, hacia el pue¡ 

to de operadora designado por la macroinstrucción, un número completo or­

denado en la memoria tampón; este número puede ser solicitado a la opera­

dora por un abonado.

64) INDER - Esta orden permite el ordenamiento de la palabra 0 ó 40 de la 

memoria tampón de la fase de comienzo de mesa permitiendo un análisis de 

la numeración. Con esta ordenación, la fase anterior ordenada en la pala­

bra 0 ó 40 de la memoria tampón es transferida a la palabra 1 ó 41 de la 

memoria tampón. La fase de análisis de la numeración es obtenida por la 

intersección (función Y lógica) de la fase de comienzo de mesa BH—DEB-Ta, 

y la adición del contenido de las palabras de la memoria tampón de direc­

ciones Ad G (dirección grupo) y Ad Ind (dirección Índex).
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65) INDEX - Esta orden es idéntica a la anterior, IKDER, pero no hay tra^s 

ferencia previa del contenido de la palabra 0 é 40 de la memoria tampón en 

la palabra 1 ó 41 de la memoria tampón.

66) ETROS - Esta orden permite la escritura de tres parámetros Pl, P2, P3 

en sectores de palabras de la memoria tampón cuyas direcciones son respeg 

tivamente Ad 1, Ad 2, y Ad 3; estas direcciones dan cada una la dirección 

de la palabra y-del sector en esta palabra. El salto de fase impuesto es 

de 4- 1.

67) PIRSI — Esta orden permite efectuar una comparación entre el contenida 

de una dirección de señalización ordenada en la memoria tampón y un pará­

metro contenido en una palabra de dirección Ad de la memoria tampón.

La dirección de señalización es dada por la palabra de la me­

moria tampón cuya dirección Ad es dada por la macroinstrucción, y el conte 

nido del módulo receptores de señalización es ordenado en la palabra 4, ó 

44 de la memoria tampón. La dirección de señalización contiene por tanto 

el número de una unidad de selección, el número de una via temporal y el 

número de un múltiple! entrante.

El valor del parámetro es dado por la palabra de dirección Ad 

P de la memoria tampón. Una comparación es efectuada entre el valor del pa 

rámetro y el contenido del módulo Receptores de señalización; en caso de 

igualdad, el salto de fase es SP31 cuyo valor está comprendido entre 0 y 

4 2.047; si no hay igualdad el salto de fase es SIH2 cuyo valor está com­

prendido entre 0 y 4 127.

68) SIRAZ - Esta orden permite efectuar una comparación entre el contenido 

del módulo receptores de señalización a una dirección de señalización y 

un parámetro. La dirección de señalización, número de unidad de selección, 

número de via temporal, número de un múltiple! entrante, es dada por la — 

palabra de la memoria tampón coya dirección Ad Cor es dada por la macroin! 

trucción; el valor CSdel parámetro es dado por la macroinstrucción. Si el 

ensayo es positivo hay puesta a cero de una temporización en la.palabra d s
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la memoria tampón cuya dirección Ad Te es dada por la macroinetruecion, — 

y después salto de fase SPHl cuyo valor está comprendido entre 0 y 4- 127. 

En caso de ensayo negativo no hay puesta a cero de la temporización y el 

salto de fase es SIH2 cuyo valor está'comprendido entre 0 y ^ 127.

69) CHIMF - Esta orden permite la emisión de una cifra en multifrecuencia< 

por el envió de un control al módulo emisores de señalización. Las infor­

maciones siguientes son ordenadas en el módulo emisores de señalización:—

- en la palabra 1, el código función F

- en la palabra 2, el contenido de la palabra de la memoria tampón cuya -

dirección Ad Cor es dada por la macroinstrncción; la palabra de la memori*

tampón contiene por tanto el número de una unidad de selección, el número

de una vía temporal, el número de un multiplex saliente,

- en la palabra 3, la cifra en código multifrecuencias que es ordenada en 

la palabra de la memoria tampón de dirección Ad CB.

El salto de fase es SPH cuyo valor está comprendido entre 0 y

¿ 16.000.

70) TRBSI - Esta orden permite comparar el contenido del módulo recepto­
res de señalización a la dirección de señalización dada por la palabra de 

la memoria tampón de dirección Ad Cor, con un parámetro P S cuyo valor es 

dado por la macroinstrncción. Si la comparación es positiva, el salto de 

fase impuesto es de 4- 1; si la comparación es negativa, una segunda compa 

ración es efectuada entre el contenido de la palabra de dirección Ad E de 

la memoria tampón y la palabra 0 de una zona tampón del módulo de entrada 

salida, cuya dirección Ad TE es dada por la macroinstrucción. Si esta se­

gunda comparación es positiva, el salto de fase es SPE2 cuyo valor esta 

comprendido entre 0 y 4- 7; si es negativo el salto de fase es SPH3 cuyo 

valor está comprendido entre 0 y 4- 7.

71) RETHOB - Esta orden permite imponer un retorno hacia el programa des 

pues de la ejecución de un sub-programa. El código C dado pod la macroins 

trucción indica si este retorno debe efectuarse hacia el programa de ni-
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- Los números de las palabras de las memorias tampón indicados en las ór­

denes anteriores son dados en código octal.

¿hora se va a describir los cinco tipos de instrucciones repre 

sentados en la figura 10 y que se caracterizan por las órdenes ¿NT, POP, 

ADM, AIM, ¿TE; cada instrucción constituye una palabra instrucción de 48 

eb; los eb 1,2,3 definen la orden de la instrucción.

1- ¿NT. Esta orden permite efectuar ó bien un análisis ó bien un ensayo - 

según el valor de la carátula M del eb 4 de la instrucción; si este valor 

es 0 se trata de un análisis y si este valor es 1 se trata de un ensayo.

El análisis permite efectuar una comparación sobre 16 eb por 

grupo de 4 eb con una orden de prioridad; el primer acumulador 151 se car­

ga por la instrucción anterior yeL segundo acumulador 152 se carga por los 

parámetros Pl, P2, P3, P4;de la palabra instrucción de orden ¿NT;cada gru­

po de 4 eb que salen de la red de decalaje 153 se compara respectivamente 

en el circuito de cálculo 154 a los parámetros Pl, P2, P3, P4; una igual­

dad provoca a la salida del comparador 157 el salto de fase correspondien­

te SPHl, SHí2, SPE3,SIE4 dado por la instrucción, con una prioridad que Vi 

de SH11 a SPH4; en caso de cuádruple desigualdad hay salto'de fase SIHO 

dado por la instrucción.

Los saltos de fase SIH1 a SIB4 tienen un valor comprendido en­

tre 0 y 4 7;el salto de fase SPEO tiene un valor comprendido entre 0 y 4 

127.

- El ensayo es efectuado sobre 1, 2, 3 ó 4 eb. El primer acumulador 151 - 

ha sido cargado a través de la barra de informaciones multirregistradora 

LIMR por la instrucción anterior, pero en este caso se observa cuatro ve­

ces el mismo grupo de 4 eb; el segundo acumulador 152 recibe los parámetr< 

Pl a P4 que tienen diferentes formas según que se trate de ensayar 1, 2,

3 ó 4 eb; cada grupo de 4 eb que salen de la red de decalaje 153 es ensa­

yado respectivamente en el circuito de calculo 154 con respecto a los pa—
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circuito comparador 157 y el ensayo en el circuito comparador 157, entre 

los contenidos de los dos acumuladores 151 y 152, provoca el salto de fa­

se correspondiente a SEE1, SPH2, SFH3 ó SPH4 dado por la instrucción; el 

primer ensayo correcto determina el salto de fase en la orden de SIH1 a 

SPH4;en caso de ensayo no correcto el salto de fase es SIHO.

Los valores de los saltos de fase SHIl, SPH2, SPH3, SIH4 eStái 

comprendidos entre 0 y 4- 7, el valor del salto de fase SPHO está compren­

dido entre 0 y 4- 127. eb 45 - Referencia MI, este elemento binario de la 

instrucción, si tiene el valor 1, impide la carga del segundo acumulador 

por los elementos binarios (eb) 5 a 20 de la instrucción, habiendo sido 

cargado el segundo acumulador por la instrucción anterior.

2 - POP. Esta orden-permite efectuar operaciones lógicas y aritméticas; 

la forma de operación M0 es función del valor del eb 4; si este valor es 

0 se trata de una operación lógica, y si este valor es 1 se trata de una 

operación aritmética.

eb 5 - Referencia C. Controla la dirección de las palabras registradoras 

de las memorias tampón. Si su valor es 1, valida la puerta Y 120 del cir 

cuito de direccionado espacial 39, figura 6a, permitiendo el dirSecionad: 

de las palabras registradoras 32 a 63 de la memoria tampón 20 ó 21 que 

trabaja en direccionado espacial.

Si su valor es 0, la puerta Y 120 no es validada y hay direc­

cionado de las palabras 0 a 31 de la memoria tampón 20 ó 21 que trabaja 

en direccionado espacial.

eb 6 a 8 - Referencia AD1. Definen una dirección; ésta es proporcionada 

por el decodificador de direcciones 167 sobre la linea de control LCR. 

eb 9 -11 se referencia A y permite, si-su valor es 1, la transferencia 

en el primer acumulador 151 de las informaciones conducidas por la barra 

de informaciones multirregistradora LIMR.

eb 10 - Referencia T. Permite, si su valor es 1, transferir 4 veces sobrt30
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esta barra de informaciones multirregistradora. 

eb 11 a 14 - no utilizados.

eb 15 - Referencia A B; si su valor es 1 permite la transferencia del — 

contenido del primer acumulador 151 en el segundo acumulador 152 a travé: 

de la barra de informaciones multirregistradora LIMR y el circuito lógi­

co 161.

eb 16- Referencia C. Si su Yalor es 1 permite la transferencia, en el - 

tercer acumulador 155, el resultado del cálculo en el circuito ¿e cálcul<

154.

eb 17 a 19 - Referencia DEC. Estos elementos binarios indican el tipo de 

decalaje, izquierda ó derecha, a efectuar en la red de decalaje 153, so­

bre el contenido del primer acumulador 151; indican igualmente el valor 

de este decalaje:i, 4, 8, 12 para un decalaje a la derecha y 1, 4, 8 pa­

ra un decalaje a la izquierda.

eb 20 — Referencia BUS. Si su valor es 1, permite la transferencia del 

contenido del tercer acumulador 155 sobre la barra de informaciones muí— 

tirregistradora LIMR.

eb 21 a 24 - Referencia CAL. El código de estos elementos binarios indi­

ca al circuito de cálculo 154 el tipo de operación a efectuar sobre el - 

contenido de los primer y segundo acumuladores 151, 152. Estas operacio­

nes sonlas operaciones lógicas ó aritméticas corrientes: comparación, adi 

ción, substracción, incremento (+ l) ó disminución (**l) en el contenido 

del primer acumulador, unión, intersección, exclusión, transferencia del 

contenido de uno de los acumuladores 151 ó 152 en el tercer acumulador

155. El control del circuito de cálculo es realizado a través del circuí 

to lógico 160.

eb 25 - Referencia CE. Si su valor es 1, impone un " H  a la entrada rete 

nida del circuito de cálculo 154.

eb 26 - Referencia CS. Si su valor es 1, valida la salida retenida del -30
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eircuito de cálculo 154; esta salida retenida es utilizada para permitir 

la elección del salto de face, 

eb 27 - Inulilizado.

eb 28 - Referencia SPEI. Si su valor es 1 hay imposición del salto de fa­

se ordenado en SIHO (eb 37 a 44); este salto de fase está comprendido en­

tre 0 y 4- 127.

eb 29 a 32 - Referencia SIH2. Estos elementos binarios definen un salto 

de fase cuyo valor está comprendido entre 0 y 4 7. Este salto de fase tie 

ne lugar cuando el resultado de la comparación efectuada por el circuito 

de cálculo 154 entre los contenidos de los acumuladores 151 y 152 indica 

que el contenido del primer acumulador 151 es superior al contenido del 

segundo acumulador 152.

eb 33 a 36 - Referencia SPH1. Estos elementos binarios definen un salto 

de fase cuyo valor está comprendido entre 0 y 4 7. Este salto de fase — 

tiene lugar cuando el resultado de la comparación efectuada por el circuí 

to de cálculo 154 entre los contenidos de los acumuladores 151 y 152 in­

dica la igualdad de estos contenidos.

eb 37 a 44 — Referencia SIB0. Estos elementos binarios definen un salto 

de fase comprendido entre 0 y 4 127. Este salto de fase puede imponerse 

por el elemento binario eb 28; puede igualmente tener lugar cuando el re 

sultado de la operación en el circuito de cálculo 154 entre los conteni­

dos de loB acumuladores 151 y 152 indica que el contenido del primer acu­

mulador 151 es inferior al contenido del segundo acumulador 152. 

eb 45 - Referencia MI. Este elemento binario si tiene el valor "1" indica 

que el codificado de los elementos binarios eb 21 a 24 que definen el ti 

po de operación a efectuar por el circuito de cálculo 154 no procede de 

la palabra instrucción de orden POP, si no de la macroinstruccion en eur-' 

so de ejecución que ha cargado el registro de control 159 por la barra d< 

informaciones multirregistradora LIMR;el contenido del registfo del con­

trol es enviado a?la entrada de control del circuito de cálculo 154 a -
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3 — ADM. Esta orden permite la escritura o la lectura en una memoria tam— 

pon de una palabra registradora completa, ó de 1 a 4 sectores de esta pa­

labra; la escritura ó la lectura, se realiza por direccionado directo de 

la memoria tampón, siendo dada la dirección por los elementos binarios 

11 a 48, referencia ADME, de la instrucción.

eb 4 — El elemento binario 4, referencia E/L indica la escritura si su vg2 

lor es 1 y la lectura si su valor es 0.

eb 5 — Referencia C. Este elemento binario controla, como para la instruc 

ción de orden POP, el direccionado de las palabras registradoras de la — 

memoria tampón 20 ó 21 que trabaja en direccionado espacial. Si su valor 

es 1, permite el direccionado de las palabras registradoras 32 a 63, si 

su valor es 0 hay direccionado de las palabras registradoras 0 a 31. 

eb 6 a 8 - Referencia Adl. Estos elementos binarios definen una dirección; 

esta es proporcionada por el decodificador de direcciones 167 sobre la 

línea de control LGR.

eb 9 — Referencia A. Este elemento binario, si tiene el valor 1, permite 

la transferencia en el primer acumulador 151 de las informaciones que pro 

ceden de una memoria tampón por la barra de informaciones multirregistra- 

dora LIUR.

eb 10 - Referencia T. Como pera la instrucción de orden POP, este elemen­

to binario permite, si su valor es 1 transferir 4 veces sobre la barra de 

informaciones multirregistradora LIMR un Eector de una palabra registrado 

ra.

eb 11 a 16 - Referencia ADME. Estos elementos binarios definen una direc­

ción de una palabra de una memoria tampón.

eb 17 y 18 — Referencia SEC. Estos elementos binarios dan el número del 

ó de los sectores de la palabra de la memoria tampón cuya dirección es - 

dada por ADME. El sector 1 es codificado 00, el sector 4 es codificado -

30 11
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eb 19 - Referencia V. Este elemento binario, si tiene el valor 1, valida 

el direccionado del un sector; si tiene el valor 0, valida el direcciona- 

do de nna palabra (4 sectores)ó de un octeto (2 sectores), 

eb 20 - Referencia AC. Este elemento binario permite un direccionado com­

plementario a partir del registro de direcciones 57 del circuito de direc 

cionado espacial 39 de la figura 6b.

eb 21 a 36 - Referencia P. Estos 16 eb definen un parámetro que tienen dols 

utilizaciones diferentes.

Si la seSal dirección AD 103 codificada en los eb 6 a 8 pro­

porcionada por el codificador de dirección 167 sobre la línea!de control 

LGR es validada, el contenido de los 16 eb del parámetro es enviado sobre 

la barra de informaciones multirregistradora LIMR para inscribirse en la 

memoria tampón; si la seSal dirección AD 1 O3 no es validada, algunos eb 

del parámetro son combinados con los eb 6 a 8 de la dirección AD 1. 

eb 37 a 44 - Referencia SPEl. Estos elementos binarios definen un salto 

de fase impuesto por la instrucción; el valor de éste salto de fase esta 

comprendido entre 0 y 4- 127.

eb 45 - Referencia 2H. Este elemento binario permite la inscripción en me­

moria tampón de la próxima fase del macroprograma, al final del tratamien 

to de la instrucción; en eBte caso el eb 4 tiene el valor 1 (inscripcibn). 

4 — AIH — Esta orden permite, como la orden ADM, la escritura ó la lectur- 

ra, en una memoria tampón,de una palabra registradora completa, ó de 1 a 

4 sectores de estapalabra; pero con la orden AIU la escritura, o la lectu­

ra se realiza por direccionado indirecto, es decir que la dirección de la 

palabra registradora está contenida en el registro de dirección 57 figu­

ra 6b, cargado ya sea por la barra de informaciones multirregistradora 

LIMR ó bien por el contenido de una palabra registradora ó incluso durante 

la fase que precede a la presente instrucción de orden AIM. Las funciones 

de los elementos binarios eb 4 a 10 y 19 a 44 tienen el mismo significado 
que las de los eb 4 a 10 y 19 a 44 de la instrucción de orden ADM.30
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eb 11 — Referencia BUS . Si su valor es "1" permite enviar el contenido 

del primer acumulador 151 sobre la barra de informaciones multirregistra- 

dora LIMR.
eb 12, 13 - No utilizados.

eb 14 — Referencia BUS. Si su valor es 1 permite enviar el contenido del 

segundo acumulador 152 sobre la barra de informaciones multirregistradora 

LIMR.

eb 15 - Referencia ACB. Si su valor es 1 permite la carga del segundo acu 

mulador 152 por la barra de informaciones multirregistradora LIMR. 

eb 16 - Referencia TO. Si su valor es 1 permite el reagrupamiento por 8 

de los 16* cables que constituyen la barra de informaciones multirregistra 

dora LIMR, constituyendo cada agrupamiento por 8, una información, 

eb 17, 18, 45 - No utilizados.

5 - ATE. Esta orden permite transferencias entre las palabras del regis­

trador presente en una memoria tampón y el módulo de entrada/salida 24 - 

del multirregistrador; como se ha indicado durante la descripción del mó­

dulo entrada/salida este comprende 1 ó 2 bloques entrada/salida (ENSAYO 0 

ENSAYO l). El módulo de entrada/salida permite memorizar las informacione 

intercambiadas entre un multirregistrador 10 ú 11, y en intercambiador 12 

que le está asociado como se indica en las figuras 2 y 3. Una memoria tqm 

pón de orden ATE comprende dosppartes simétricas: la parte direccionado - 

memoria tampón y la parte direccionado módulo de entrada/salida.

Parte direccionado memoria tampón.

eb 4 - Referencia E.L. Si su valor es 1 indica una escritura en memoria 

tampón; si su valor es 0 indica una lectura de la memoria tampón. 

eb 5 - Referencia C. Este elemento binario controla, como para la instrue 

ción de orden POP, el direccionado de las palabras registradoras de la me 

moría tampón 20 ó 21 que trabaja en direccionado espacial, 

eb 6^ Referencia ENSAYO 0. Este elemento binario permite validar si su - 

valor es 1, el direccionado del primer bloque entrada/salida del módulo 

entrada/salida 24.
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eb 7. Referencia IXSAYO 1. Este elemento binario permite validar, si su j 

valor es 1 el direccionado del segando bloque entrada/salida del módulo 

entrada/salida 24.

eb S. Referencia YMI. Este elemento binario permite validar, si su valor 

es 1, la parte de la macroinstrucción a enviar sobre la barra de informa, 

ciones multirregistradora 1IMR.

eb 9 a 20. Estos elementos binarios tienen la misma utilización, direccio 

nado directo de la memoria tampón, que los eb 9 a 20 de la instrucción de 

orden AHI.

Parte direccionado módulo de entrada/salida.

eb 21 a 28. Referencia ADTES. Estos elementos binarios dan la dirección

de una palabra en un bloque tampón.
«y ,

eb 29 y 30. Referencia Sec. Estos elementos binarios dan el numero de -

uno ó de los sectores de la palabra designada por ADTES.

eb 31 - Referencia *?. Este elemento binario, si tiene el valor 1, valida

el direccionado de un sector; si tiene el valor 0 valida el direccionado

de una palabra (4 sectores), ó de un octeto (2 sectores).

eb 32 - Referencia E. Este elemento binario, si tiene el valor 1, permite

una escritura en un bloque tampón ensayo 0 ó ensayo 1.

eb 33 — Referencia CH1. Este elemento binario, si tiene el valor 1, permi 

te la carga del registro de direccionado del bloque tampón ENSAYO 0 ó EN­

SAYO 1, por la barra de informaciones multirregistradora LIMR. 

eb 34 - Referencia Ad. Este elemento binario, si tiene el valor 1 permite 

el direccionado de la palabra del bloque tampón a partir del registro de 

direccionado cargado anteriormente por el eb 33.

eb 35 - Referencia CE2. Este elemento binario, si tiene el valor 1 permi­

te la carga del segundo acumulador 152 por la barra de informaciones mul­

tirregistradora LIMR.

eb 36 - Referencia T. Este elemento binario, si tiene el valor 1, permite 

la transferencia del número de registrador, sobre la barra de informacio-



5

10

15

20

25

30

nes multirregistradora LIMR.

eb 37 a 44 — Referencia SJPHI. Estos elementos binarios definen un salto 

de fase impuesto; Bu valor está comprendido entre 0 y 4 127. 

eb 45 - Referencia L. Este elemento binario, si tiene el valor 1, indica 

la lectura del bloque tampón designado por uno de los elementos binarios 

6 ó 7, referencias IKSAYO 0 ó ENSAYO 1.

Para todas las instrucciones anteriormente descritas los ele­

mentos binarios 46 y 48 tienen el mismo significado; el elemento binario 

47 es inutilizado.

eb 46 — Referencia RSI. Este elemento binario sirve para validar el senti 

do de los intercambios con el módulo receptores de señalización 22, figu­

ra 3. Si su valor es 1, el módulo receptores de señalización envia sus in 

formaciones sobre la barra de informaciones multirregistradora LIMR; si 

su valor es 0 el módulo receptores de señalización recibe informaciones 

por la barra de informaciones multirregistradora LIMR.

eb 48 - Referencia IMF. Es el elemento binario de imparidad de la palabra 

instrucción.

Si el número de 1 de la palabra instrucción es impar, su valor 

es 0; si el número de 1 de la palabra instrucción es par, su valor es 1 

a fin de restablecer la imparidad de la palabra instrucción.

Para las órdenes POP, ADM, AIM, los eb 6 a 8 definen una direg 

ción referenciada AD 1 en la palabra instrucción de la figura 10; la di­

rección referencia AD 1, es proporcionada por el decodificador de direc­

ciones 167, figura 9 sobre la línea de control LCR, que proporciona seña­

les de direcciones AD 101 a AD 107, como se ha indicado durante la descrié 

ción de la figura 9.

Ahora se vá a describir el intercambiador 9 de la figura 2, 

representado esquemáticamente en la figura 4.

La figura 14 representa esquemáticamente el dispositivo lógi­

co de control 26 de la figura 4; en la figura 14, el bloque lógico de con
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trol 27 de la figura 4 está constituido por un módulo de direccionado di­

recto e indirecto 270, un módulo memoria central 271, un módulo bloque o- 

perador 272, un módulo de tratamiento de las fases 273, un módulo de rea- 

grupamiento de las informaciones 274, un módulo memoria de temporización 

ilógica de llamadas prioritarias 275, dos puertas Y 281, 282, un inversor 

283; igualmente se encuentra, en la figura 14 el bloque memoria de instrug 

ciones 28 de la figura 4, el módulo 276 representa el conjunto de los mó­

dulos 29 a 34 de la figura 4; estos módulos serán descritos más tarde* Los 

módulos 270, 271, 272, 273, 274, 275, y el bloque memoria de instrucciones 

28 se unen a una barra de informaciones intercambiadora LIME; estos módu­

los y el módulo 276 se unen a una línea de control LCE y a una barra de - 

direcciones LAE. H s  módulos 272, 274 , 275, 276, se unen a una barra de - 

ensayo de informaciones LTI. El módulo de direccionado directo e indirec­

to 270 se une al módulo memoria central 271 por la unión 277; el módulo 

bloque operador 272 se une al módulo de tratamiento de las fases 273 por 

la conexión 278; el módulo de tratamiento de las fases 273 se conecta al 

bloque memoria de instrucciones 28 por la conexión 279; el módulo de dire: 

ción directa e indirecta 270 se conecta al modulo 276 por la linea de di— 

reccionado LAB. La barra de informaciones intercambiadora LIME se conecta 

a una entrada de una puerta Y 281 cuya salida se conecta a la barra de in 

tercambios LIE conectada al módulo 276, conectándose la barra de Íntercam 

bies* LIE a una entrada de la puerta Y 282 que puede recibir así informa­

ciones procedentes del módulo 276* La conexión 280 conecta la linea de co: 

trol LCE a otra entrada de la puerta Y 282 y a la entrada de un inversor 

283 cuya salida se conecta a otra entrada de la puerta Y 281, conduciendo 

la conexión 280 conectada a la línea de control LCE el elemento binario 

eb 46 de laB instrucciones de órdenes 0EE, AMT, AES que serán descritas 

más tarde,y que son emitidas por el bloque memoria de instrucciones 28; 

la salida del inversor 283 se conecta a la entrada de la puerta Y  281; la 

salida de la puerta Y 282 se conecta a la barra de informaciones intercqm
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biadora LIME. En ausencia del elemento binario 46, la puerta Y 281 es va­

lidada y las informaciones presentes en la barra de informaciones intercqm 

biadora LIME son transmitidas a la barra de intercambios LIE; cuando el 

elemento binario 46 tiene el valor 1, la puerta Y 282 es validada y las - 

informaciones presentes en la barra de intercambios LIE son transmitidas 

a la barra de informaciones intercambiadora LIME.

La figura 15 representa el módulo de direccionado directo e 

indirecto 270 y el módulo memoria central 271.

En el módulo de direccionado directo e indirecto 270, una - 

puerta Y  290 tiene una entrada conecta a la barra de informaciones inter- 

cambiador LIME y otra entrada recibe, por la línea 291 conectada a la - 

barra de direcciones LAE, una* dirección ADl; la salida de la puerta Y 290 

se conecta a la entrada de un registro de direccionado memoria 292, cuya 

salida se conecta a una entrada de una puerta Y 293; otra entrada de la 

puerta Y 293, conectada a la línea de control LCE recibe así eL elemento - 

binario 10 de la instrucción de orden AMT. Una puerta Y 294 recibe enuuna 

entrada la orden AMT del decodificador de órdenes 343 del bloque memoria 

de instrucciones 28 representado en la figura 17; otra entrada conectada 

a la línea de control LCE recibe así los elementos binarios 11 a 16 y 17 

a 20. *̂as salidas de las puertas Y293, 294 se conectan respectivamente a 

una entrada de una puerta 0 295 cuya salida se conecta por la conexión - 

277 al circuito de direccionado 297 de la memoria 298; la salida de la - 

puerta 0 295 se conecta igualmente a una línea de direccionado LAD a la 

que proporciona direcciones definidas por 6 elementos binarios. El modulo 

de direccionado directo e indirecto 270 permite la escritura ó la lectura 

de la memoria central 298 ya sea por direccionado directo ó bien por di­

reccionado indirecto. En el direccionado directo, la dirección es dada - 

por la instrucción de orden ¿MT; esta forma de direccionado no permite ex 

plotar más que las 64 primeras palabras de la memoria 298. En el direccio 

nado indirecto, la memoria 298 es direccionada por el registro de direccit
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nado memoria 292 previamente cargado por la barra de informaciones Ínter—j 

cambiadora LIME; la utilización de esta forma de ¿ireccionado permite di- 

reccionar la totalidad de la memoria 294, puesto que la puerta 1 293 reci- 

be el elemento binario 10 de paginación de la instrucción de orden AMT - 

(ver más tarde la descripción de las instrucciones).

El módulo memoria central 271 es representado en la figura 15¡; 

comprende una memoria 298 con su circuito de direccionado 297, un regis­

tro de salida paralelo 299 y dos puertas Y  300, 301. La memoria 298 tiene 

una capacidad de 256 palabras de 16 elementos binarios y su entrada y su 

salida se conectan a la barra de informaciones intercambiadora LIME; cada 

palabra es seccionada en 4 sectores de 4 elementos binarios,siendo cada 

sector de acceso independiente, La escritura ó la lectura en memoria se - 

realiza en paralelo. La puerta Y 300 tiene una entrada conectada a la bar

ra de informaciones intercambiadora LIME, otra entrada conectada a la b^r 

ra de direccionado LAE recibe el direccionado ADl, y otra entrada conecta 

da a la línea de control LCE recibe el elemento binario 29; la puerta Y301

tiene una entrada conectada a la salida del registro de salida paralelo

299, otra entrada conectada a la barra de direccionado LAE que recibe la 

dirección ADl, y otra entrada conectada a la línea de control LCE que re­

cibe el elemento binario 22; la salida de la puerta Y 301 se conecta a la 

barra de informaciones intercambiadora LIME.

El módulo memoria central asegura la misión de tampón entre 

el módulo bloque operador 272, las memorias de los módulos periféricos y 

loB módulos de intercambio entre las unidades de control 29, de intercam­

bio red de conexión 30, de intercambio unidades de selección 31; en la m(; 

moría 298, diferentes tipos de informaciones son meteorizadas: los resul­

tados intermedios, mensajes de explotación durante el tratamiento, las — 

fases de retorno, índices de desviación del programa, índices de conteo 

de bucle de programa, diversos parámetros. Las informaciones leidas en 1: 

memoria 298 son enviadas al registro de salida paralelo 299 a través de
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la barra de informaciones intercambiadora LIME.

La figura 16 representa el módulo bloque operador 272 de la 

figura 14. El bloque operador permite ensayar informaciones, efectuar de­

calajes en informaciones, efectuar operaciones lógicas y aritméticas y con 

seguir, en función del resultado de estas operaciones, diferentes saltos 

de fase. Una puerta Y 306 tiene una entrada conectada a la barra de infor

mación intercambiadora LIME, y otra entrada conectada a un inversor 305

que recibe la orden TAN; otra entrada conectada a la línea de control LCE 

recibe el eb 9, de modo que la puerta no es activa durante una instrucción 

de orden TAN. La salida de la puerta Y 306 se conecta a la entrada de una

puerta 0 307 cuya otra entrada se conecta a la barra de ensayo de las in­

formaciones LTI. La salida de la puerta 0 307 se conecta a la entrada de 

un primera acumulador A cuya salida se conecta a la entrada de una red de 

decalaje 308 que tiene su circuito de control de decalaje 309 conectado 

por una parte a la línea de control LCE de la que recibe los elementos — 

binarios 17 a 20 de las instrucciones, y por otra parte al decodificador 

de órdenes 343 del bloque memoria de instrucciones 28 (figura 17) del que 

recibe la orden 0BE. La red de decalaje 308 permite efectuar decalajes a 

la derecha ó la izquierda, en el contenido del primer acumulador A; el - 

valor del decalaje está dado por los elementos binarios 17 a 2^ de la ins­

trucción de orden 0BE; el contenido del primer acumulador A,decalado ó no 

puede ser enviado directamente, a la salida de la red de decalaje,sobre - 

la barra de informaciones intercambiadora LIME por mediación de una puer­

ta Y 311, conectándose la salida de la red de decalaje a una entrada de 

la puerta Y311, y a una entrada de un circuito de cálculo 310. Otra entra 

da de la puerta Y311 se conecta a la barra de direccionado LAE y recibe 

la dirección AD1; una puerta Y313 tiene una entrada conectada a la barra 

de informaciones intercambiadora LIME y otra entrada conectada a la linea

de control LCE de la que recibe el elemento binario 15 de las instruccio­

nes; una puerta Y314 tiene una entrada conectada a la línea de control LC
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be la orden TAN de decodificador de órdenes 343 del bloque memoria de ins 

trucciones 28. Las puertas Y313 y314 tienen sus salidas conectadas respec 

tivamente a una entrada de una puerta 0 315 cuya salida se conecta a la - 

entrada de un segundo acumulador B que tiene su salida conectada a una - 

entrada del circuito de cálculo 310, a una puerta Y312 y a un comparador 

318. La puerta Y 312 tiene una entrada conectada a la salida del segundo 

acumulador B, y otra entrada conectada a la barra de direccionado LAE y 

así recibe una dirección ADl. El circuito de cálculo 310 está controlado 

por un circuito de control 316 que tiene una entrada conectada a la línea 

de control LCE de la que recibe los elementos binarios 4 y 21 a 24, y otrn 

entrada que recibe la orden 0BE.

El circuito de cálculo 310 puede efectuar 16 operaciones lógi 

cas ó aritméticas en dos palabras contenidas en los primer y segundo acu­

muladores A y B; estas operaciones pueden efectuarse en una de las palabras 

de 16 elementos binarios, en grupos de 4 eb, ó incluso elemento binario - 

por elemento binario. La salida del circuito de cálculo 310 se conecta a 

la entrada de un tercer acumulador C cuyas salida se conecta a una entrada 

de una puerta Y31T que tiene otra entrada conectada a la barra de direccin 

nado LAE y que recibe una dirección ADl. La salida del circuito de calculo 

310 se conecta igualmente a una entrada del comparador 318 que tiene 4 sa-- 

lidas conectadas a un circuito de prioridad 319 que permite seleccionar u¿ 

salto de fase y solo uno; el circuito dd prioridad 319 tiene 5 salidas co­

nectadas respectivamente a una entrada de las puertas Y 320, 321, 322, - 

323, 324, que tienen cada una otra entrada conectada a la línea de contro:. 

LCE de la que reciben respectivamente los elementos binarios 33 a 36, 29 

a 32, 25, a 28, 21 a 24 y 37 a 44, determinando los saltos de fase smi, 

SH12, S1H3, SPH4, STH0. Durante una instrucción de orden ORE solo tres sqj, 

tos de fase como máximo se utilizan; durante una instrucción de orden TAN

30
los cinco saltos de fase son posibles, siendo el quinto SBH0 la negación 

de los otros cuatro. Las salidas de las puertas Y320, 321, 322, 323, 324
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se conectan respectivamente a una entrada de una puerta 0 325 cuya Balida 

se conecta por la conexión 278 al módulo de tratamiento de las fases 273* 

La figura 17 representa el módulo de tratamiento de las fases 

273, el bloque memoria de instrucciones 28, y el módulo de reagrupamiento 

de las informaciones 274. El módulo de tratamiento de las fases 273, com­

prende un circuito de cálculo 330, dos puertas Y331, 333, un inversor 332 

una puerta 0 234, un registro de preparación de fases 335, un registro - 

de fases 336, y un decodificador de fases 337. Una entrada del circuito 

de cálculo 330 se conecta por la conexión 278 a la salida de la puerta 0 

325 de la figura 16; otra entrada se conecta a la salida de fases 336, y 

otra entrada se conecta por la conexión 338 al pupitre que permite impo­

ner un programa de instrucciones. La salida del circuito de cálculo 330 

se conecta a una entrada de la puerta Y331. La puerta Y333 tiene una en­

trada conectada a la barra de direccionado LAE y recibe así una dirección 

AD3 durante una instrucción de orden ¿ES; la entrada se conecta a través 

de un inversor 332 a otra entrada de la puerta Y331. Otra entrada de la 

puerta Y333 se conecta a la barra de informaciones intercambiadora LIME. 

Las salidas de las puertas Y331, 333, se conectan respectivamente a una - 

entrada de una puerta 0 334 cuya salida se conecta a la entrada del regis 

tro de preparación de fases 335 que tiene su salida conectada a la entra­

da del registro de fases 336. La salida del registro de fases 336 se co­

necta a la entrada del decodificador de fases 337 cuya salida se conecta 

por la conexión 279 al circuito de direccionado 341 de la memoria de ins­

trucciones 342 del bloque memoria de instrucciones 28. El bloque memoria 

de instrucciones 28 comprende una memoria de instrucciones 342 con su cir 

cuito de direccionado 341, un decodificador de órdenes 343, un decodifi­

cador de direcciones 344, una puerta Y 345, un circuito de control de im­

paridad 346. La salida de la memoria de instrucciones constituida por los 

48 eb de las instrucciones se conecta, por una parte, a la línea de con­

trol LCE y, por otra a la entrada del ¿ecodificador de órdenes 343 y a la
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entrada del decodificador de direcciones 344. El decodificador de órdenes 

343 tiene cuatro salidas que corresponden cada una a una orden: TAN, ORE, 

AMT, AES que caracterizan una instrucción. El decodificador de direccio­

nes 344 proporciona la salida a las direcciones AD1, AD2, AD3 contenidas 

en las instrucciones de órdenes OBE, AMT y AES; la salida del decodifica­

dor de direcciones 344 constituye la barra de direcciones LAE. El circui­

to de control de imparidad 346 tiene su entrada conectada a la línea de 

control LCE y su salida está conectada al pupitre por la conexión 347. La 

puerta Y345 tiene una entrada conectada a la salida de la memoria de ins­

trucciones 342 y recibe así los elementos binarios 21 a 36, y otra entra­

da conectada a la salida de la memoria de instrucciones 342 recibe así el 

elemento binario 45 que puede tomar el valor "1" únicamente para las ins­

trucciones de orden AMT y AES; la salida de la puerta Y345 se conecta a 

la barra de informaciones intercambiadora LIME.

El módulo de reagrupamiento de las informaciones 274 esta — 

constituido por cuatro puertas Y 351, 352, 353, 354 y por una puerta 035Í 

una entrada de cada una de las puertas Y se conecta a la barra de direc­

ciones LiE y recibe así una dirección AD1; otra entrada de cada una de lt; 

puertas Y se conecta a la barra de informaciones íntercambiadora LIME, - 

una tercera entrada de estas mismas puertas Y se conecta a la linea de - 

control LCE que proporciona un elemento binario 23 a 26 respectivamente 

a las puertas Y. La salida de cada una de las puertas Y se conecta respeó 

tivamente a una entrada de la puerta 0355 cuya salida Be conecta a la bq 

ra de ensayo de informaciones LTI. El módulo de reagrupamiento de las in 

formaciones 274 asegura la selección de un sector de 4 eb entre cuatro 

sectores de la barra de informaciones Íntercambiadora LIME, para desviar 

este sector sobre la barra de ensayo de informaciones LTI con fines de 

ensayo, de análisis ó de comparación en el módulo bloque operador 272. 

Esto es particularmente interesente en la medida de que el contenido de 

una palabra de la memoria 298 del módulo memoria central 271 puede íguql
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eente enviarse a la barra de informaciones intercambiadora LIME por secto 

res de 4eb.

La figura 18 representa el módulo memoria de temporización y 

lógica de llamadas prioritarias 275, que comprende una puerta Y 360 que 

tiene una entrada conectada a la barra de informaciones intercambiadora - 

LIME, y otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE que le pro­

porciona una dirección AD3; otra entrada se conecta a la salida del deco­

dificador de órdenes 343 (figura 17) que proporciona la orden ABS. La sa­

lida de la puerta Y360 se conecta a la entrada de un registro de direccio 

nado 361 cuya salida se conecta a una entrada de una puerta 0362. Una - 

puerta Y363 tiene una entrada conectada a la barra de informaciones ínter 

cambiadora LIUE, y otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE 

y recibe así una dirección AD3; la salida de la puerta Y363 se conecta a 

una entrada de una puerta 0 334 cuya salida Be conecta a la entrada de un 

memoria de temporización 365. La puerta 0 362 recibe en una entrada las 

seSales de reloj ti (figura8) que están ligadas a las vías temporales de 

los múltiples de la central telefónica; la salida de la puerta 0362 se co 

necta al circuito de direccionado de la memoria de temporización 365. La 

memoria de temporización 365 tiene una capacidad de 32 palabras de 12 eb, 

comprendiendo cada palabra además un elemento binario denominado de des­

bordamiento. La salida m de la memoria de temporización se conecta a la 

entrada de un decontador 366 cuya salida se conecta a otra entrada de la 

puerta 0 364; la salida m está igualmente conectada a una entrada de una 

puerta Y367 cuya otra entrada se conecta a la barra de direcciones LAE y 

recibe así una dirección AD1. La salida desbordamiento dode la memoria de 

temporización se conecta a una entrada de una puerta Y368 que recibe en 

otra entrada las seSales de reloj ti de-las vías temporales; la salida 

de la puerta ^368 se conecta a la entrada de un primer registro de llama­

das prioritarias 369 cuya salida se conecta a una entrada de una puerta 

0370; un segundo registro de llamadas prioritarias 371 tiene su entrada
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conectada a la salida de una puerta 0373 cuyas entradas están conectadas 

respectivamente por las conexiones 374, 375, 376, al módulo de intercam­

bios unidades de selección 31 de la figura 19,al módulo de intercambio - 

entre las dos unidades de control 29 de la figura 20, y al módulo del in­

tercambio red de conexión 30 de la figura 21; el segundo registro.de llg 

madas prioritarias 271 recibe por tanto, por mediación de la puerta 0373, 

las llamadas prioritarias procedentes de los módulos 29, 30 y 31; si otroB 

módulos de intercambios ó módulos periféricos debieran estar en el origen 

de llamdas prioritarias, serían igualmente conectados a la puerta 0373.

La salida del segundo registro de llamadas prioritarias 271 se conecta a 

otra entrada de la puerta 0370 cuya salida se conecta a una entrada de - 

una puerta Y372 que tiene otra entrada conectada a la barra de direccio— 

nado LAE de la que recibe una dirección ADl. La inscripción del valor de 

la temporización en memoria se realiza a partir de la barra de informacio 

nes intercambiadora LIME por la puerta Y363, estando entonces la memoria 

de temporización 365 en direccionado espacial a partir del registro de di 

reccionado 361 y a través de la puerta 0362. La exploración cíclica de la 

memoria se realiza a continuación en direccionado temporal a partir de - 

las señales de reloj ti. La palabra direccionada es ordenada en el decon­

tador 366 donde es decrementada y después reinscrita en la memoria de ten 

porización 365, a través de la puerta 0 364, a la misma dirección. El va­

lor de la palabra direccionada puede ser leído en la barra de informacio­

nes intercambiadora LIME a partir de la puerta Y367. Cuando el deconteo 

de una palabra ha terminado, se genera una señal de desbordamiento que — 

permite el ordenamiento en el primer registro de llamadas prioritarias — 

369, de la dirección temporal de la palabra que ha desbordado. Esta direg 

ción podrá ser leída en la barra de informaciones intercambiadora LIME a 

través de la puerta 0370 y la puerta Y372.

El segundo registro de llamadas prioritarias 371, puede memo- 

rizar ocho llamadas prioritarias, por ejemplo, y su lectura permite cono-
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cer el origen de la llamada. Un programa de gestión de las llamadas prio­

ritarias instaura una gerarquía en la urgencia de las tareas que el progr; 

ma de intercambiador tiene que realizar; esto es indispensable, puesto - 

que varias llamadas prioritarias pueden ser emitidas simultáneamente por 

varios módulos periféricos ó módulos de intercambios.

Ahora se van a describir las instrucciones utilizadas en el 

intercambiador, siendo estas instrucciones, como ya se ha indicado durant 

la descripción de la figura 14, en numero de cuatro y caracterizadas cada 

una por una orden: TAN, OBE, AMT, AES; las instrucciones son definidas po 

48 eb (elementos binarios), siendo definidas las órdenes por los eb 1, 2, 

3, de cada instrucción. La figura 26 dá el formato de las instrucciones — 

del intercambiador.

l) TAN — Esta orden permite efectuar ó bien un análisis ó bien un ensayo 

según el valor de la carátula M del eb 4 de la instrucción; si éste valor 

es "0" se trata de un análisis y si este valor es "1" se trata de un ens& 

yo.

El análisis que corresponde al caso en que el valor del eb 4 

es "0", permite efectuar una comparación en 16 eb, por grupo de 4 eb, eco 

una orden de prioridad. El acumulador A está cargado durante la instrucci 

anterior, por la barra de informaciones intercambiadora LIME, ó por la ba 

ra de ensayo de informaciones LTI, y el acumulador B está cargado por dos 

parámetros Pl, F2, P3, P4 de la instrucción de orden TAN.Cada grupo de 4 

eb es comparado respectivamente a Pl, P2, P3, P4; en caso de igualdad hay 

salto de fase correspondiente SB31, SH12, SIB3, SIE4, con una prioridad 

que vá de SBH1 a SIE4. En caso de cuádruple desigualdad el salto de fase 

es SHI0. Los saltos de fase SPE1, SBE2,SBH3, SPH4 tienen un valor compren 

dido entre 0 y 4 7; el salto de fase SPH0 tiene un valor comprendido en­

tre 0 y 4- 127.

El ensayo que corresponde al caso en que el valor del eb 4 es 

"1" es efectuado en 1, 2, 3 ó 4 eb. El acumulador A está cargado durante
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la instrucción anterior por la barra de informaciones Íntercambiadora LIME 

ó por la barra de ensayo de informaciones LPI, pero en este caso se obser­

van cuatro veces el mismo grupo de 4 eb. El acumulador B recibe directamen 

te los parámetros Pl a P4 que tienen diferentes formas según que se trate 

de ensayar 1, 2, 3 ó 4 eb. Como para el análisis, la comparación entre el 

contenido de los dos acumuladores A y B provoca el salto de fase corres­

pondiente SPH1, SPH2, SB33 ó SPH4 dado por la instrucción; la primera oom 

paración correcta determina el salto de fase en la orden de SIBl a SHI4;- 

en caso de comparación no correcta el salto de fase es SBHO. 

eb 45, 46, 47 - Estos eb no son utilizados, 

eb 48 - Elemento binario de imparidad.

2) OPE : Esta orden permite ó M.én efectuar operaciones aritméticas ó ló­

gicas en operandos ya presentes en los acumuladores ó bien llamar y ensa­

yar ó analizar, en una sola fase una información presente en la barra de 

ensayo de informaciones LTI. La fonna de operación, MO, es función del eb

4. Si su valor es "0" se trata de una operación lógica y su valor es "1" 

se trata de una operación aritmética.

eb 5 a8 - Referencia ADl- Se trata de una microinstrucción de 4 eb que 

permite transferir informaciones a ensayar de la barra de ensayo de infor­

maciones LTI en el acumulador A.

eb 9 - Referencia A - Si su valor es "1" permite la transferencia, en el 

acumulador A de las informaciones presantes en la barra de informaciones 

intercambiadora LIME.

eb 10 a 14 - Referencia AD2. Se trata de una microinstrucción de 4 eb que 

proporciona la dirección fuente de datos a ensayar que son entonces propoj* 

cionados sobre la barra de ensayo de informaciones LTI.

eb 15 - Referencia B. Si su valor es "1" permite la transferencia del con­

tenido del acumulador A en el acumulador B por mediación de la barra de - 

informaciones intercambiadora LIME.

eb 16 - Referencia C. Si su valor es "1" permite la transferencia del re-30
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sultado ¿el circuito ¿e cálculo 310 (figure 16) en el acumulador C. 

eb 17 a 20 — Referencia DEC. El código de estos 4 eb indica el tipo de de-- 

calaje, izquierda ó derecha, a efectuar en el contenido del actsnulador A; 

indican igualmente el valor de este decalaje; 1, 4, 8, 12 para un decalaje 

a la derecha, 1, 4, 8 para un decalaje a la izquierda.

eb 21 a 24 — Referencia CAL. El código de estos elementos binarios indica 

al circuito de cálculo 310 el tipo de operación a efectuar en el contenido 

de los acumuladores A y B. Estas operaciones son operaciones lógicas ó — 

aritméticas corrientes: comparación, adición, substracción, incremento - 

(4 l) ó disminución (-l)en el contenido del acumulador A, unión, intersee*' 

ción, exclusión, transferencia del contenido de uno de los acumuladores et. 

otro: A en B,y A ó B en el acumulador C.

eb 25 - Referencia CE. Si su valor es "1" impone un "1" a la entrada del 

circuito de cálculo 310.

eb 26 - Referencia CS. Si su valor es "1" valida la salida retenida del 

circuito de cálculo 310; esta salida retenida es utilizada para permitir 

la elección del salto de fase.

eb 27 - Referencia CU. Si su valor es "1" este elemento binario permite ó 

bien un ensayo, si el elemento binario 22 tiene el valor "1", entre el cog 

tenido del acumulador A cargado por la barra de ensayo de informaciones - 

LTI y el valor del parámetro P definido por los elementos binarios eb 29 

a 32, ó bien un análisis, si eb 22 tiene el valor "0", entre el contenido 

del acumulador A y el valor del parámetro P. Si el eb 27 tiene el valor - 

"0", se trata de una comparación entre el contenido de los acumuladores A 

y B, y en ese caso los elementos binarios (eb) 29 a 32 no representan ya 

un parámetro, sino un salto de fase.

eb 28 - Este elemento binario, si su valor es "1", impone un salto de fa­

se incondicional dado por los eb 37a 44. Este eb 28 tendrá por tanto el — 

valor "1" para todos los tipos de operaciones de órdenOBE, con excepción 

de ensayo, análisis y comparación, para los que el salto de fase es fun­

ción del resultado de la operación.
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eb 29 a 32 — Referencia P/SPH2. Estos elementos binarios dan ó bien el yg 

lor de un parámetro P, si el elemento binario 27 tiene el valor "1", ó - 

bien el valor de nn salto de fase SPH2 si el elemento binario 27 tiene el 

valor "0", se trata entonces de nna comparación entre los contenidos de - 

los acumuladores A y B; en este caso SPE2 da el valor del salto de fase - 

correspondiente si la comparación indica que el contenido del acumulador 

A es superior al contenido del acumulador B. El valor de salto de fase - 

SIH2 está comprendido entre 0 y 4- 7.

eb 33 a 36 - Referencia SIH1 - Estos elementos binarios definen un salto 

de fase correspondiente ó bien a una igualdad entre los contenidos de los 

acumuladores A y B durante una comparación, ó bien a un ensayo positivo 

ó un análisis positivo en el caso en que el elemento binario 27 tenga el 

valor "1". El valor del salto de fase SHll está comprendido entre 0 y 4 7. 

eb 37 a 44 - Referencia SPHO. Estos elementos binarios definen un salto 

de fase cuyo valor está comprendido entre 0 y 4- 127. Este salto de fase 

tiene lugar en el caso en que no haya habido salto de fase SPH1, Ó SPH2, 

es decir en el caso de ensayo negativo ó en el caso de una comparación — 

aue indique que el contenido del acumulador A es menor que el contenido 

del acumulador B. Este es igualmente el valor del salto de fase impuesto 

(eb 28 igual a "1") para cualquier operación aritmética ó lógica corrien­

te.

eb 45 - Inutilizado.

eb 46 - Referencia CB. Este elemento binario permite intercambiar infor­

maciones por mediación de la barra de intercambios LIE, entre módulos pe­

riféricos, ó módulos de intercambios y el dispositivo lógico de control 

26 (figura 14) del intercambiador .Las informaciones llevadas por la bar­

ra de intercambios LIE son validadas en el sentido perifericas/dispositif 

vo lógico de control si el valor de este elemento binario es "1", y son 

validadas en el sentido dispositivo lógico de control/periféricas si el 

valor de este elemento binario es "0".30
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eb 47 - Inutilizado

3) ¿NT Esta orden permite escribir ó leer una información (parámetro ó va<- 

riable) en el módulo memoria central 271, y direccionar simultáneamente 

por la línea de direccionado LAD ó por una dirección ¿DI proporcionada — 

por la barra de direccionado LAE, una dirección fuente para escritura en 

memoria, ó una dirección destino para lectura en memoria, de un módulo de 

intercambios ó de un módulo periférico*

eb 4 - Referencia EL. Si su valor es "1" permite la escritura de una pala 

bra en la memoria direccionada; si su valor es "0" permite la lectura de 

10 una palabra en la memoria direccionada*

eb 5 a 8 - Referencia ¿Di. Estos elementos binarios definen una dirección 

en un módulo periférico ó en un módulo de intercambios, o incluso en el 

dispositivo lógico de control; combinados con los elementos binarios 21 a 

36 del parámetro P, permiten validar una dirección fuente para escritura 

15 en una memoria, ó una dirección destino cuando se trata de leer en una me 

moría.

eb 9 - Referencia ¿. Si su valor es "1", este elemento binario permite la 

transferencia, en el acumulador A, de las informaciones llevadas por la 

barra de informaciones íntercambiadora LIME.

20 eb 10 - Referencia PAG. Este elemento binario permite la paginación de la 

memoria 298 del módulo memoria central 271; si su valor es "1" permite - 

direccionar la memoria más allá de las 64 palabras direccionables por la 

instrucción de orden ¿MT. Si este elemento binario es validado, es decir 

si tiene el valor "1", la dirección de la memoria es una combinación del 

25 contenido de registro de direccionado memoria 292, cargado por una instrúg 

ción anterior, y elementos binarios 11 a 16, referencia ÁDMT, que definen 

una dirección de una palabra en una pagina de la memoria, 

eb 11 a 16 — Referencia ADMT. Estos elementos binarios dan la dirección 

de una palabra de la memoria 298; la dirección es codificada en 6 elemen- 

30 tos binarios, lo que permite direccionar una palabra entre 64; si el ele-
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mento binario 10 tiene el valor "0" se trata de una palabra cuya direccic 

es decir el número, está comprendido entre 0 y 63; si el elemento binaric 

10 tiene el valor "1" se trata de una palabra cuya dirección es dada por 

los elementos binarios 11 a 16 combinados con el contenido del registro 

de direccionado memoria 292 cargado por una instrucción anterior, 

eb 17 a 20 - Referencia SCT. Estos elementos binarios permiten validar de 

1 a 4 sectores de la palabra de dirección ADMT.

eb 21 a 36 9 Referencia P. Se trata de un parámetro. Si el elemento bina­

rio 45 tiene el valor "1" el parámetro P es transferido en la barra de - 

informaciones intercambiadora LIME para escribirse en memoria si el el eme 

to binario 4 tiene el valor "1". Si el elemento binario 45 tiene el valor 

"0", loselementos binarios del parámetro son combinados con los de la di­

rección ADl para validar una dirección fuente si eb4 tiene el valor "1" 

ó una dirección destino si eb4 tiene el valor "O".

eb 37 a 44 - Referencia SEK. Estos elementos binarios ddfinen un salto - 

de fase a efectuar al final de la instrucción de orden AMT; el valor del 

salto de fase está comprendido entre 0 y 4- 127.

eb 45 - Referencia BUS. Si su valor es "1" este elemento binario permite 

la transferencia, en la barra de informaciones intercambiadora LIME, del 

parámetro P.

eb 48 - Referencia CB. si su valor es "1" este elemento binario permite - 

validar la barra de intercambios LIE en el sentido modulo periférico o mo­

dulo de intercambios hacia el dispositivo lógico de control 26; estos se 

justifica en particular en el caso en que el elemento binario 4 tenga el 

valor "1", lo que corresponde a la escritura en la memoria 298 de una in­

formación procedente de un módulo periférico o de un modulo de intercam­

bios. Si su valor es "0" este elemento binario 45 permite validar la bar­

ra de intercambios LIE en el sentido dispositivo lógico de control hacia 

un módulo periférico ó un modulo de intercambios; esto se justifica en — 

particular si el elemento binario 4 tiene el valor "0" lo que correspon-
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de a leer una información en la memoria 298 del módulo memoria central ** 

271 de destino ¿e un módulo periférico ó de un módulo de intercambies, 

eb 47 - Inutilizado.

4) AES. Esta orden permite transferir informaciones de una dirección fuen 

te, referencia ADl, hacia una dirección destino referencia AD3. 

eb 4 - Inutilizado.

eb 5 a 8 — Referencia ADl. Estos elementos binarios, definen una direc­

ción; combinados con los elementos binarios del parámetro P, permiten va­

lidar una dirección fuente para las transferencias de las informaciones, 

eb 9 - Referencia A. Permite, si su Yalor es "1", la transferencia en el 

acumulador A de las informaciones presentes en la barra de informaciones 

intercambiadora LIME.

eb 10 a 14 - Referencia AD2. Estos elementos binarios definen una direc­

ción que proporciona una validación de dirección fuente de datos a ensa­

yar.

eb 15 - Referencia B. Permite, si su valor es "1", la transferencia del 

acumulador B de las informaciones presentes en la barra de informaciones 

intercambiadora LIME.

eb 16 a 20 - Referencia AD3. Estos elementos binarios definen una direc­

ción; combinados con los elementos binarios del parámetro P, permiten va­

lidar una dirección destino para la transferencia de las informaciones, 

eb 21 a 36 - Referencia P. Se trata de un parámetro que tiene dos utili­

zaciones. Si el elemento binario 45 tiene el valor "1" el parametro es - 

transferido sobre la barra de informaciones intercambiadora LIME para es­

cribirse en una dirección destino validada por AD3; los elementos binarits 

presentes en la barra de informaciones intercambiadora LIME pueden com­

binarse con los de AD3 para efectuar puestas a "0", para puestas a "1" 

de básculas ó para una inicialización completa del dispositivo logico de 

control. Si el elemento binario 45 tiene el valor "0", los elementos bi­

narios del parámetro se combinan con los de ADl para validar direcciones
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fuentes que son los orígenes de las informaciones a transferir, 

eb 37 a 44 - Referencia SPH. Estos elementos binarios definen un salto 

de fase a efectuar al final de la instrucción de orden AES; el valor del 

salto de fase está comprendido entre 0 y + 127.

eb 45 - Referencia BUS. Si su valor es "1" este elemento binario permite 

la transferencia sobre la barra de informaciones íntercambiadora LIME, de] 

parámetro P.

eb 46 - Referencia CB. Si su valor es "1" este elemento binario permite 

validar la barra de intercambios LIE en el sentido modulo periférico o ** 

módulo de intercambios hacia el dispositivo logico de control; si su va** 

lor es "0". la barra de intercambios LIE es validada en sentido contrario. 

Esto es particularmente interesante para reconciliar en el dispositivo - 

lógico de control, para probarlas por ejemplo, informaciones procedentes 

de los módulos de intercambios. Asimismo es posible escribir en modulo dt 

intercambios, informaciones que proceden de operaciones lógicas ó aritme 

ticas efectuadas por el dispositivo lógico de control, 

eb 47 - Inutilizado.

eb 48 - Para todas las instrucciones de orden TAN, ORE, AMT, AES descrit: 

anteriormente el elemento 48, referencia IMP tiene el mismo significado; 

este es el elemento binario de imparidad. Si el número de "1" de la pal& 

bra instrucción es impar, su valor es "0"; si el numero de 1 de la palt. 

bra instrucción es par, su valor es "1" a fin de restablecer la imparidas. 

de la palabra instrucción.

La figura 19 representa el módulo de intercambios unidades de 

selección 31 de la figura 4. Este módulo asegura la emisión y  la recdp- 

ción de los mensajes entre las unidades de selección y la parte interct\t¡ 

biadora de una unidad de control. Un registro 381 tiene su entrada conec­

tada a la salida de una puerta Y384 que tiene una entrada conectada a - 

la barra de intercambios LIE, otra entrada conectada a la barra de direc­

ciones LAE de la que recibe una dirección AD1 y otra entrada conectada a

- 8 2 -
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la línea de control LCE; la salida del registro 381 se conecta a la entr& 

da de una puerta Y385 cuya otra entrada se conecta a la barra de direccio 

nes LAE de la que recibe una dirección ¿DI y otra entrada conectada a la 

línea de control LCE; la salida de la puerta Y385 se conecta a la barra -; 

de intercambios LIE. La salida de registro 381 se conecta igualmente a la 

entrada de direccionado del multiplexador 382 y del demultiplexador 383.

El multiplexador 382 tiene sus entradas conectadas a las unidades de selec 

ción por líneas de clareado LUI, LU3, LU5, LU7 que son líneas dobles. Como 

se ha dicho anteriormente, la central comprende 64 unidades de selección 

divididas en cuatro grupos; las líneas de marcado LUI, LU3, LU5, LU7 se 

conectan respectivamente a las unidades de selección 0 a 15, 16 a 31, 32 

a 47, 48 a 63; la salida del multiplexador 382 se conecta por una conexión - 

entrada a un dispositivo de detección de las llamadas 386 y a un disposi­

tivo de detección de las faltas 387. El demultiplexador 383 tiene sus sa­

lidas conectadas a líneas de marcado LU2, LU4, LU6, LU8 que son lineas do 

bles; estas líneas de mareado se conectan respectivamente a las unidades 

de selección 0 a 15, 16 a 31, 32 a 47, 48 a 63; la entrada del demultiple 

mador 383 se conecta a una conexión salida LS. La emisión de informacio­

nes de destino de las unidades de selección de un grupo se realiza por - 

una línea de marcado LU2 por ejemplo, que es una línea doble, siendo en­

viada las informaciones simultáneamente sobre las dos líneas de la línea 

de marcado, y es el receptor de la unidad de selección concernida el que 

elige una línea. Las informaciones que proceden de una unidad de selección 

llegan por una línea de marcado LUI por ejemplo, que es una línea doble, 

y es el módulo de intercambios unidad de selección quien elige una línea 

de la línea de marcado.

El registro 381, de una capacidad de dos elementos binarios, 

es cargado por la barra de intercambios LIE y direecionada el multiplexa­

dor 382 y el demultiplexador 383; el multiplexador selecciona una línea 

de marcado para desviarla sobre la conexión entrada LE; el demultiplexa—
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cor selecciona una línea de marcado hacia la que desvia la conexión sali­

da LS. Después de la carga inicial, el registro 381 es un contador que - 

permite realizar una exploración temporal del muitiplexador para la detec 

ción de las llamadas. El dispositivo de detección de las faltas 387 trata 

las faltas que aparecen en la conexión entrada LE y alerta, según el tipo 

de falta, al programa de instrucciones del intercambiador, conectándose 

su salida a la barra de ensayo de informaciones LTI.

La conexión entrada LE se conecta igualmente a un registco de 

mala imparidad a la recepción 402,a un registro de no confirmación de lLg 

mada 403 y a una entrada de una puerta Y405; la salida de la puerta Y405 

se conecta a un registro no bien recibido 404; la salida del registro de 

mala imparidad a la recepción 402 se conecta a una entrada de una puerta 

0407 y a una entrada de una puerta Y408; la salida del registro de no con 

firmación de llamadas se conecta a otra entrada de la puerta 0407 y a otr 

entrada de una puerta Y409; la salida de registro no bien recibido 404 

se conecta a otra entrada de la puerta 0407 y a una entrada de una puerta 

Y410. La salida de la puerta 0407 se conecta por la conexión 374 a una er 

trada de la puerta 0373, figura 18. Una entrada de las puertas Y408, 409, 

410 se conecta a la barra de direcciones LAB de la que las puertas Y reci 

ben una dirección AD2; la salida de cada una de las puertas Y408, 409, - 

410 se conecta a la barra de ensayo de informaciones LTI.

La conexión entrada LE también se conecta a une entrada de — 

una puerta Y412 cuya salida se conecta a una entrada de una puerta 0414; 

otras dos puertas Y411-413 tienen igualmente su salida conectada a una - 

entrada de la puerta 0414 cuya salida se conecta por un cable 415 a una

entrada de un registro contador 389.

Una memoria microprograma 388, que es una memoria viva , tii¡ 

ne una capacidad de 16 palabras de 16 elementos binarios, conteniendo ca­

da palabra una orden y su tiempo de ejecución ti 6j; la salida de la me­

moria microprograma se conecta a una conexión órdenes 0HD a la que propo¿
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ciona la orden correspondiente a la palabra lu. El registro contador 389 

tiene su salida conectada al circuito direccionado de la Eemoria micro- 

programa; este registro contador progresa una unidad después de la ejecu 

ción de cada orden; la entrada del registro contador se conecta a la sa­

lida de una puerta Y393 que tiene una entrada conectada a la barra de in­

tercambios LIE, y otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE 

que le proporciona una dirección AD3.

El registro contador 389 tiene una entrada de puesta a cero 

Z conectada a la conexión órdenes ORD <̂ el que recibe una orden de puesta 

a cero, orden que corresponde a la palabra 13 de la memoria microprogra- 

ma; las órdenes de la memoria microprograma serán dadas más tarde*

Un primer comparador 391 y un segundo comparador 392 reciben 

cada uno en una entrada la señal de tiempo Ti a T5 y 61 a 65.

El primer comparador 391 tiene otra entrada conectada a la s:. 

lida de la memoria microprograma, y proporciona a la salida, en una línet 

394 y a partir de las señales de tiempo TI a T5 y 91 a 65, señales de — 

tiempo microprograma TMI en función de los tiempos programados en la me­

moria microprograma 388.

El segundo comparador 392 tiene otra entrada conectada a la 

salida de un registro tiempo de llamada 390, y proporciona a la salida, 

en una línea 395 y a partir de las señales de tiempo TI a T5 y 81 a 85, 

señales de tiempo programa TPR en función de los tiempos cargados en el 

registro tiempo de llamada. La entrada del registro tiempo de llamada - 

390 se conecta a la salida de una puerta 0396 que tiene una entrada conee 

tada a la salida de una puerta Y397 y otra entrada conectada a la salida 

de una puerta Y398. La puerta Y397 recibe en una entrada las señales de 

tiempo TI a T5 y 81 a 85 y tiene una entrada conectada por la línea 389 

a la salida del dispositivo de detección de las llamadas 386. La puerta 

Y398 tiene una entrada conectada a la barra de intercambios LIE y otra 

entrada conectada a la barra de direccionado LAE de la que recibe una -
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dirección ADl. La salida del registro tiempos de llamada 390 se conecta a 

una entrada de una puerta Y400 que tiene otra entrada conectada a la bar­

ra de direcciones LAE de la que recibe una dirección ADl y otra entrada 

conectado a la línea de control LCE; la salida de la puerta Y400 se conet 

ta a la barra de intercambios LIE. La puerta Y405 tiene otra entrada co­

nectada a la conexión ORD de la que recibe la orden correspondiente a la 

palabra 12 de la memoria microprograma. La puerta Y411 tiene una entrada 

conectada a la línea 399 que sale del dispositivo de detección de las lia 

madas 386, y otra entrada conectada a la conexión orden ORD de la que re­

cibe las órdenes correspondientes a las palabras 9, 10, 11 de la memoria 

microprograma 388. La puerta Y412 tiene otra entrada conectada a la cone­

xión entrada LE, como se ha dicho anteriormente, otra entrada conectada - 

a la conexión órdenes ORD de la que recibe la orden correspondiente a la 

palabra 4 de la memoria microprograma, y otra entrada conectada por la li 

nea 394 a la salida del primer comparador 391; la puerta Y413 tiene una - 

entrada conectada a la conexión ordenes ORD de la que recibe la orden coi 

respondiente a la palabra 5 de la memoria microprograma y otra entrada ct 

nectada por la línea 394 a la salida del primer comparador 391. Un regis­

tro tampón de intercambios 420 es un registro de 37 elementos binarios; 

tiene una entrada paralela conectada a la salida de una puerta Y421 que 

tiene una entrada conectada a la barra de intercambios LIE, otra entrada 

conectada a la barra de direcciones LAE de la que recibe una dirección - 

ADl y otra entrada conectada a la línea de control LCE; una salida para­

lela del registro tampón de intercambios 420 se conecta a una entrada de 

una puerta ^422 que tiene otra entrada conectada a la barra de direccio­

nes LAE de la que recibe una dirección ADl y otra entrada conectada a la 

línea de control LCE; una entrada serie del registro tampón de intercam­

bios se conecta a la salida de una puerta Y423 que tiene una entrada co­

nectada a la conexión entrada LE y otra entrada conectada a la conexión 

órdenes ORD de la que recibe órdenes correspondientes a las palabras 5 y
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6 de la memoria microprograma 388; una salida serie del registro tampón de 

intercambios se conecta a una entrada de una puerta Y424 que tiene otra — 

entrada conectada a la conexión órdenes ORD de la que recibe órdenes cor­

respondientes a las palabras 7 y 8 de la memoria microprograma; una puer­

ta Y425 tiene una entrada conectada por la línea 395 a la salida del se­

gundo comparador 392 y otra entrada conectada a la conexión ordenes ORD 

de la que recibe órdenes correspondientes a las palabras 3 y 10 de la me­

moria microprogama; una puerta Y426 tiene una entrada conectada por la li 

nea 394 a la salida del primer comparador 391 y otra entrada conectada a 

la conexión órdenes ORD de la que recibe órdenes correspondientes a las - 

palabras 1 y 2 de la memoria microprograma. La salida de cada una de las 

puertas Y424, 425, 426 se conecta a una entrada respectiva de una puerta 

0427 cuya salida se.conecta por la conexión salida LS al demultiplexador 

383.

El registro tampón de intercambios 420 tiene un circuito de 

dirección escritura 428 tanto para la escritura paralela como la escritui 

serie, y un circuito de dirección lectura 429 tanto para la lectura para­

lela como la lectura serie; los dos circuitos de direccionado Be conectan 

a la línea de dirección LAD que proporciona las direcciones procedentes 

del módulo de direccionado directo e indirecto 270 de la figura 15. Estoí 

dos circuitos de direccionado 428 y 429 permiten el direccionado por sec­

t o r  del registro tampón de intercambios.

Cada palabra de la memoria microprograma 388 comprende 16 elj¡ 

mentos binarios; cada palabra está constituida como se indica a continua­

ción:

elementos binarios 1 a 4 : definen una orden

eb 5 - Referencia FEE; valida el final del procedimiento de intercambio 

eb 6 - Referencia ATR; valida la espera del recepción 

eb 7 a 16 - Referencia TMI; estos elementos binarios definen el tiempo 

concernido por la orden contenida en la palabra correspondiente. Los ele
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mentos binarios 7 a 11 indican señales de tiempo 85 a 81, los elementos 

binarios 12 a 16 indican señales de tiempo T5 a Ti.

Las diferentes órdenes, codificadas en los elementos binarios 

1 a 4 son las siguientes:

1) EEER 1 - Esta orden impone el envío sobre la conexión LS de una señal 

de imparidad en el tiempo definida por los elementos binarios 7 a 16 (re­

ferencia TMI). El primer comparado 391 efectúa la comparación de este - 

tiempo con el tiempo correspondiente a las señales de tiempo Ti, 9j y - 

proporoiona a la salida, en la línea 394, una señal que se aplica sobre

la puerta Y426 que recibe, de otro lado, la orden EEER l;la puerta 1426 — 

proporciona una señal que se aplica sobre la  conexión Balida LS a través 

de la puerta 0427.

2) EEER 2 - Esta orden indica "bien recibido" e impone el envió sobre la 

conexión LS de una señal de paridad buena. Después de la recepción de un 

mensaje por la conexión entrada LE cuya paridad se verifica a la recepcit 

el primer comparador 391 efectúa la comparación entre el tiempo dado por 

la palabra de orden EEER 2 y el tiempo correspondiente a las señales de 

tiempo ti, 6j y proporciona a la salida en la linea 394, una señal que st 

aplica sobre la puerta Y426 que es condicionada por la orden EEER 2 y pr( 

porciona una señal que se aplica sobre la conexión salida LS a través de 

la puerta 0427.

3) 3 - Esta orden corresponde al envió de una llamada. El registro 

tiempo de llamada 390 es cargado por la barra de intercambios LIE a trav:¡ 

de la puerta Y398 y la puerta 0396. El segundo comparador 392 efectúa lq 

comparación entre el tiempo dado por los elementos binarios 7 a 16 de la 

palabra de orden EEER 3 y el tiempo de llamada cargado en el registro - 

tiempo de llamada 390, correspondiendo, bién entendido, el tiempo de 11& 

mada al número de la unidad de selección que se desea llamar. El segundo 

comparador proporciona sobre la línea 395, una señal que se aplica a la 

puerta Y425 que es condicionada por la orden EEER 3; la puerta Y425 pro-
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la puerta 0427.

4) SIN - Esta orden permite la espera de la coincidencia entre el tiempo 

dado por los elementos binarios 7 a 16 y el tiempo dado por las señales 

Ti y Oj; cuando el primer comparador 391 detecta la coincidencia propor­

ciona una señal que se aplica a la puerta Y412 condicionada por la orden 

SYN y la señal transmitida por la conexión entrada LE. La puerta Y412 prí 

porciona, a través de la puerta 0414, una señal en el cable 415 que se - 

conecta q la entrada avance del registro contador 389; esta señal provoct 

un avance del registro contador para direccionar la secuencia siguiente 

en la memoria microprograma 388.

5) MAC 1 - Esta orden permite ordenar en el registro tampón de intercam­

bios 420 una información aplicada en el multiplexador 382; a este efecto, 

la orden MAC 1 condiciona la puerta Y423 durante un tiempo definido por - 

los elementos binarios 7 a 16 de esta orden. En efecto el primer compara*' 

dor391 proporciona una señal que condiciona la puerta Y413 que recibe — 

igualmente la orden MAC 1, y la señal proporcionada por el primer compar!, 

dor por los elementos binarios 7 a 16 de la palabra de orden MAC 1; la — 

puerta Y413 proporciona una señal que se aplica a través de la puerta - 

0414 a la entrada avance del registro contador 389, y hace avanzar el re­

gistro contador.

6) MAC 2 - Esta orden permite ordenar en el registro tampón de intercam­

bio 420 una información aplicada al multiplexador 382. La orden MAC 2 — 

condiciona la puerta Y423, pero contrariamente a la orden MAC 1 no provo 

ca el avance del registro contador 389.

7) MAC 3 - Esta orden permite enviar el contenido del registro tampón de 

intercambios 420 sobre la conexión saliente LS, a través de la puerta - 

Y424 y la puerta 0427, siendo condicionada la puerta Y424 por la orden —

¡

!
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MAC 3.

8) MAC 4 — Esta orden permite enviar el contenido del registro tampón de
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intercambios 420 sobre la conexión saliente LS a trabes de la puerta Y424 

y la puerta 0427, siendo condicionada la puerta Y424 por la orden MAC 4.

9) FIP 1 - Esta orden permite, si hay confirmación de llamada por el dis­

positivo de detección de las llamadas 386 hacer avanzar el registro contaj- 

dor 389. A este efecto, la puerta Y411 es condicionada por la orden FIP 1 

y la señal proporcionada por el dispositivo de detección de las llamadas; 

la señal saliente de la puerta Y411 se aplica, a través de la puerta 0414, 

a la entrada avance registro de contador 389.

10) FIP 2 - Esta orden permite si hay confirmación de llamada por el dis­

positivo de detección, de las llamadas 386, hacer avanzar el registro cqn 

tador 389, como se indica para la orden FIP 1, siendo entonces condiciona 

da la puerta Y411 por la orden FIP 2. Además, esta orden provoca el envió 

de una señal sobre la conexión salida LS para emisión inmediata en línea; 

a este efecto, la puerta Y425 es condicionada por la orden FIP g y por la

señal saliente del segundo comparador 392 que compara las señales de tiem 

po Ti y 6j al contenido del registro tiempo de llamada 390 cargado por el 

dispositivo de detección de las llamadas 386 a través de la puerta Y397 y 

la puerta 0396.

11) FIP 3 - Esta óñden corresponde a un final de llamada en caso de res­

puesta. Esta orden hace avanzar el registro contador 389 si hay respuesta 

a una llamada. A este efecto la orden FIP 3 condiciona la puerta Y411 que 

es igualmente condicionada en caso de respuesta, por una señal emitida - 

por el dispositivo de detección de las llamadas 386.

12) FIP 4 - Esta orden sirve para controlar que la señal, bien recibida, 

ha llegado al módulo de intercambios en respuesta a la emisión de un men­

saje. Si esta señal no es recibida la puerta Y405 recibe la orden 12 y - 

posiciona en "1" el registro 404.

13) PEB - Esta orden permite una puesta a cero del registro contador 389; 

se aplica a la entrada puesta a cero Z del registro contador.

1 El registro tampón de intercambios 420 está dividido en cua-

i
¡
í
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tro sectores: SCO. de ocho elementos binarios, SCI de ocho elementos bina 

ríos, SC2 de dieciseis elementos binarios, SC3 de cinco elementos bina­

rios, teniendo cada sector nna atribución determinada; el sector SCO indi 

ca el tipo y la función a cumplir, el sector SCI indica una via temporal 

y un múltiples saliente LRS, ó entrante LRE, de las unidades de seleccióa 

el sector SC2 designa una unidad de selección y un equipo en la unidad de 

selección y el sector SC3 contiene un mensaje que se refiere a los puestos 

de operadoras.

Los tiempos de llamada y de respuesta son diferentes según qu 

se trate del intercambiador de la unidad de control 4 o de la unidad de 

control 5. Se designara el intercambiador de la unidad de control 4 por 

ECH 1 y el intercambiador de la unidad de cnntrol 5 por ECH 2. Un tiempo 

de llamada tn corresponde a la unidad de selección n, que se designará - 

por USn, de los grupos de unidades de selección. En cada tiempo de llama­

da tn está dividido en cinco tiempos 81 ...... 65, que corresponden a:

81 - Llamada de una unidad de selección hacia el intercambiador ECH 1 (lí 

neas de marcado LU 2, 4, 6, 8).

82 - Llamada del íntercambiador ECH 1 hacia una unidad de selección (líneas 

de marcado LU 1, 3, 5, 7) ó llamada de una unidad de selección hacia los 

dos intercambiadores ECH 1 y ECH2 (líneas de mareado LU 2, 4, 6, 8 en ca­

da módulo de intercambio).

83 - Bespuestá^del intercambiador ECH 1 a la unidad de selección (líneas 

de marcado LU 1, 3, 5, 7) ó respuesta de la unidad de selección al Ínter 

cambiador ECH 1 (líneas de marcado LU 2, 4, 6, 8).

84 - Llamada de intercambiador ECH 2 hacia una unidad de selección (líne: s 

de marcado LU 1, 3, 5, 7) ó llamada de una unidad de selección hacia el 

intercambiador ECH 2 (líneas de marcado LU 2, 4, 6, 8).

85 - Respuesta del intercambiador ECH 2 a la unidad de selección (líneas 

de mareado LU 1, 3, 5, 7) ó respuesta de la unidad de selección al Ínter 

cambiador ECH 2 (líneas de marcado LU 2, 4, 6, 8).



5

10

15

20

25

30

- 0 2 -

E1 intercambio de informaciones entre un íntercambiador y las 

unidades de selección se realiza de tl6 81 a t23 85 para ECH 1, de t24 

81 a tSl 85 para BCH2;

el elemento binario de imparidad es proporcionado en t23 83 para ECH 1 - 

y en t31 63 para ECH 2.

Ahora se va a indicar el desarrollo de un intercambio. A la 

emisión el dispositivo lógico de control 26 del intercambiador ECH 1 por 

ejemplo, verifica la disponibilidad del módulo de intercambio unidades de 

selección, y efectúa entonces las operaciones siguientes: carga de la me­

moria microprograma 388 que contiene entonces en forma de órdenes el pro­

ceso deseado a la emisión, carga del registro tampón de intercambios 420 

por el mensaje a emitir, inicialización del número del grupo de unidades 

de selección concernido por el mensaje cargando el registro 321 por este 

número de grupo, inicialización del numero de unidad de selección a lla­

mar por carga del registro tiempo de llamada, inicialización del registre 

contador 389 para el disparo del proceso de intercambio.

En la recepción, el módulo de intercambios está entonces en 

posición espera de recepción de mensaje; a este efecto la memoria micro- 

programa 388 está cargada por una primera microinstrneción de orden EIP 

2 (espera de recepción). Desde el momento mismo de la recepción de la llt 

mada de una unidad de selección, el módulo de intercambio se posiciona et 

recepción de mensaje.

La figura 20 representa el modulo de intercambio entre las d( 

unidades de control 29 de la figura 4. Este módulo asegura el intercambi: 

de las informaciones entre una unidad de control denominada "maestra" y 

una unidad de control denominada "esclava"; hay por tanto un módulo de ir 

tercambios en cada unidad de control 4 y 5 puesto que estas unidades de 

control son idénticas y que cada una de ellas puede ser "maestra", sien­

do la otra "esclava". Estas informaciones se refieren esencialmente a la 

parte multirregistrador, y el módulo traductor 32 figura 4. Además, el mi
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dulo de intercambio entre las dos unidades de controles 29 asegura igual­

mente el intercambio de informaciones entre la unidad de control a la que 

pertenece y el órgano de control 7 de la central (figura l). r<n este modu­

lo se encuentra, como en el módulo de intercambios unidades de selección 

representado en la figura 19, todo un conjunto de órganos destinados al- 

control de proceso del módulo; estos órganos están por tanto designados - 

por las mismas referencias que las utilizadas en la figura 19, puesto que 

tienen igual función. Se ve por tanto: una memoria microprograma 388, el 

registro contador 389, la puerta Y393 que tiene una entrada conectada a - 

la barra de informaciones intercambiadora LIME y una entrada conectada a 

la barra de direcciones LAE; un primer comparador 391, un segundo compara 

dor 392, un registro tiempos de llamada 390, una puerta 0396, dos puertas 

Y397, 398, una puerta Y400,un dispositivo de detección de las llamadas - 

386, un dispositivo de detección de las faltas 387, tres puertas Y411, — 

412, 413, una puertá 0414, un registro de mala imparidad a la recepción 

402, un registro de no confirmación de llamada 403, un registro de no bié:i 

recibido 404, tres puertas Y408, 409, 410, una puerta 0407 cuya salida se 

conecta a la puerta 0373, figura 18, por la conexión 375, dos puertas Y405 

406. Las órdenes de la memoria microprograma 388 son las mismas que las - 

descritas anteriormente. Un primer desviador 440 recibe informaciones ya 

sea de otra unidad de control porlas líneas de intercambios ELM 1 y EIM 2 

ó bien del órgano de control 7 por las líneas de control LC1 y LC3, efec­

tuándose la salida del primer desviador sobre la conexión entrante LE; - 

un segundo desviador 441 envía informaciones ya sea a otra unidad de con­

trol por las líneas de intercambios EIH2 y EIM4 o bien al organo de con­

trol por las líneas de control LC 2 y LC 4; las informaciones son aplica­

das a la entrada del segundo desviador por la conexión de salida LS. Cada 

desviador se conecta a la barra de direcciones LAE de la que recibe una - 

dirección AD3; cada desviador es además gobernado por las órdenes 6, 1 u 

8 procedentes de la memoria microprograma 388, proporcionando la conexión
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órdenes ORD respectivamente una orden, 6, 1, 8 a una entrada de una puer­

ta 0442 cuya salida se conecta a u na entrada de control de cada desvia­

dor. Un registro 443 de 8 elementos binarios tiene una línea de salida - 

¿ME en la que se encuentran seSales AME 9 a AME 16; la entrada del regis­

tro 443 se conecta a la salida de una puerta Y444 que tiene una entrada - 

conectada a la barra de intercambios LIE y una entrada conectada a la bar 

ra de direcciones LAE de la que recibe una dirección AD3. Las seBales de 

salida AME9 y AME16 sirven para gobernar la escritura ó la lectura del re 

gistro de entrada 445, de la memoria de intercambios 446, del registro de 

salida 447.

El registro de entrada 445 tiene su entrada conectada a la sg 

lida de una puerta 0448 cuya entrada se conecta a la salida de una puerta 

Y449 y cuya otra entrada se conecta a la salida de una puerta Y450. Una 

entrada a la puerta Y449 se conecta a la conexión entrada LE y otra entra 

da se conecta a la conexión órdenes ORD de la que recibe las ordenes 5 y 

6; una entrada de la puerta Y450 se conecta por un inversor 451 a la lí­

nea de orden ORD. La salida del registro de entrada 445 se conecta a una 

entrada dá una puerta Y452 que tiene otra entrada conectada a la línea de 

salida AMR de la que recibe una señal AME 9. La salida de la puerta Y452 

y la salida de una puerta Y453 se conectan respectivamente a una entrada 

de una puerta 0454; una entrada de la puerta Y453 se conecta a la barra 

de intercambios LIE, otra entrada se conecta a la barra de direcciones - 

7,¿E de la que recibe una dirección AD1, y otra entrada se conecta a la li 

nea de control LCE; finalmente una última entrada se conecta a la línea - 

de salida AME de la que recibe una señal AME 15. La salida de la puerta 

0454 se conecta a la entrada de la memoria de intercambios 446 de una ca­

pacidad de 16 palabras de 16 elementos binarios. El direccionado de la mí 

moría de intercambios 446 se efectúa por un circuito que comprende una - 

puerta Y456, un registro contador 457, una puerta Y458, otra puerta Y459, 

una puerta 0460. Una entrada a la puerta Y456 se conecta a la barra de
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tercambios LIE yotra entrada se conecta a la barra de direccionado LAE — 

por la que recibe una dirección AD3; una entrada avance del registro con­

tador 457 se conecta por el cable 415 a la salida de la puerta 0414. Una 

entrada a la puerta Y458 se conecta por un inversor lógico 461 a una en­

trada de la puerta Y459 y a la línea de salida AME que proporciona la se­

ñal AME 14; otra entrada de la puerta Y459 se conecta a la línea de dinec 

cionado LAD procedente del módulo de direccionado directo e indirecto 270 

de la figura 15. La salida de la memoria de intercambios 446 se conecta - 

por una parte a una puerta Y462 y por otra a una puerta Y463. Una entrada 

de la puerta Y462 se conecta a la línea de salida AME de la que recibe - 

una señal AME 16 y otra entrada se conecta a la barra de direcciones LAE 

de la que recibe una dirección ADl; una tercera entrada se conecta a la 

línea de control LCE; la salida de la puerta Y462 se conecta a la barra — 

de intercambios LIE. Una entrada de la puerta Y463 se conecta a la línea 

de salida AME de la que recibe una señal AME 10; la salida de la puerta 

Y463 se conecta a la entrada del registro 447 cuya salida se conecta a un 

entrada de una puerta Y464 que tiene otra entrada conectada a la línea de 

salida AME de la que recibe una señal AME 11; la salida de la puerta Y464 

se conecta por el cable 465 a una entrada de la puerta Y450, lo que permi 

te escribir en el registro de entrada 445 la información saliente del re­

gistro de salida 447.

Como en el módulo de intercambios unidades de selección de - 

la figura 19 se encuentra un circuito que comprende tres puertas Y424, - 

425, 426, una puerta 0427 cuya salida se conecta por la conexión salida 

LS al segundo desviador 441; una entrada de la puerta Y424 se conecta a 

la salida de la puerta Y464; las otras entradas de las puertas Y se conet 

tan igual de la misma manera que en la figura 19.

Como se ha indicado las unidades de control 4 y 5 dialogan er 

tre sí por mediación de las líneas de intercambio E1M; este diálogo se - 

efectúa en el tiempo, a instantes precisos de una trama. Así pues, la uni
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dad de control 4 llama a la unidad de control 5 en el instante definido

por to 02 y la unidad de control 5 responde en el instante to 03. La uni­

dad de control 5 llama a la unidad de control 4 en el instante ti6 02 y 

la unidad de control 4 responde en tl6 03. Las informaciones son intercam 

biadas en la trama que sigue a la llamada de to a 01 a t31 02. Habiendo 

emitido la unidad de control una llamada y recibido una respuesta, se po- 

siciona en emisión, lo que significa que el módulo de intercambio entre - 

las dos unidades de control 29 emiten desde el momento mismo que hay desaj 

rollo del microprograma contenido en la memoria microprograma 388 del mo­

dulo. Asimismo el módulo de la mnidad de control una vez que ha recibido 

y tomado en cuenta una llamada se pone en posición de recepción y su me­

moria microprograma 388 proporciona el microprograma de recepción^ En la 

emisión, el contenido de la memoria.446 es emitido sobre la conexión sa­

lida LS y después sobre la conexión de intercambios ELH2; en la recepción 

las informaciones llegan por la conexión de intercambios EHil y se envían 

a la memoria de intercambios 446 por la conexión entrada LE a través del 

registro de entrada 445.

Los intercambios con el órgano de control 7 por las lineas de 

control LC se realizan de la misma manera, pero los instantes de llamada

y de respuesta son diferentes.

La figura 21 representa el módulo de intercambio red de cone­

xión 30 de la figura 4. Este módulo asegura la transmisión de los interca! 

bios entre la red de conexión 1 (figura l) y la parte intercambiadora 9 - 

de una unidad de control. El módulo de intercambios red de conexión com­

prende un registro 470 de una capacidad de 32 elementos binarios} el regi¡ 

tro está dividido en cuatro sectores; la escritura en cada sector se rea­

liza por mediación de una puerta Y471, 472, 473, 474 y la lectura de cada 

sector se realiza por mediación de una puerta Y475, 476, 477, 478.

Las puertas Y471, 472, 473, 474 tienen todas ellas una entra­

da conectada a la barra de intercambios LIE, una entrada conectada a la
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barra de direcciones LAE y que recibe así una dirección ADl, otra entrada 

conectada a la línea de control LCE y que recibe así el elemento binario 

27, y otra entrada conectada a la línea de direccionado LAD que proporcio 

na a cada puerta Y una señal que corresponde al sector del registro conec 

tado a la salida de la puerta Y correspondiente.

Asimismo, las puertas Y475, 476, 477, 478 tienen cada una una 

entrada conectada a un sector determinado del registro 470; tienen todas 

ellas una entrada conectada a la línea de control LCE y que recibe así el 

elemento binario 21, una entrada conectada a la barra de direcciones LAB 

y que recibe así uña.dirección ADl, una entrada conectada a la línea de - 

direccionado LAD que proporciona a cada puerta Y una señal correspondíentí 

al sector al que se conecta. La salida de cada puerta Y475, 476, 477, 478 

se conecta a la barra de intercambios LIE. El registro 470 tiene una en­

trada serie conectada a la salida de una puerta Y479 que tiene una entra­

da conectada a la línea de orden OLE 2; la salida serie del registro 470 

se conecta a una entrada de una puerta Y480 cuya salida se conecta a la 

línea de orden OLE 1; Las dos líneas de órdenes OLE 1 y OLE 2 constituyen 

la línea de orden OLE de la figura 1; la línea de orden OLE 1 proporciona 

informaciones a la red de conexión 1 y la línea de orden 0IE 2 lleva hacit 

el módulo de intercambio red de conexión las informaciones emitidas por lt 

red de conexión. Un dispositivo de posicionamiento 482, que controla la 

emisión ó la recepción del registro 470, tiene una salida emisión conecta­

da por el cable 483 a una entrada de la puerta Y480, y una salida recep­

ción conectada por el cable 484 a una entrada de la puerta Y479; el diego 

sitivo de posicionamiento 482 tiene una entrada conectada a la barra de — 

direcciones LAE y otra entrada conectada a la base de tiempos 6 de la que 

recibe las señales ti y 6j.

Un registro final de intercambios 487 tiene su salida conec­

tada a la entrada de una puerta Y490 y su entrada está conectada a la lí­

nea de orden 0LX 2; un registro de imparidad 488 tiene su salida conecta—
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da a la entrada de una puerta Y491,y su entrada está conectada a la lí­

nea de orden OLX 2; un registro no bien recibido 489 tiene su salida co­

nectada a la entrada de una puerta Y492, y su entrada está conectada a la 

línea de orden O H  2. Otra entrada de cada una de las puertas Y490, 491, 

492, se conecta a la barra de direcciones LAE de la que recibe una direc­

ción AD2; la salida de cada una de las puertas Y490, 491, 492 se conecta 

a la barra de ensayo de informaciones LTI. La salida de cada uno de los — 

registros 487, 488, 489 se conecta respectivamente a una entrada de una - 

puerta 0493 cuya salida se conecta, por conexión 376, a una entrada de la 

puerta 0373 de la figura 18.

El registro 470 es por tanto accesible en paralelo tanto en 

entrada como en salida por la barra de intercambios LIE; cada sector cor­

responde a una función perfectamente determinada en lo que concierne a - 

los intercambios con la red de conexión.

Un sector SCO de 4 eb accesible por las puertas Y471, 475, 

está reservado al tipo de función.

Un sector SCI de 12 eb accesible por las puertas Y472, 476 

está reservado para el peticionario al numero de unidad de selección, al 

número de vía temporal y a los números de los múltiple! entrante y salien 

te que conectan la unidad de selección a la red de conexinn.

Un sector SC2 de 12 eb qccesible por las puertas Y473, 477 

está reservado, para el demandado, al numero de unidad de selección, al * 

número de vía temporal y a los humeros de los multiplex entrante y salien 

te que conectan la unidad de selección a la red de conexión.

Un sector SC3 de 4 eb accesible por las puertas Y474, 478, 

está reservado a las faltas de conexión tras respuesta de la red de cone­

xión.
La emisión de un mensaje hacia la red de conexión comprende 

en primer lugar la carga en paralelo del registro 470, siendo llevadas — 

las informaciones que componen-el mensaje por la barra de intercambios -
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LIE y después la puerta Y480 es controlada en la emisión por el dispositi 

vo de posicionamieáto 482, siendo controlada la emisión en el tiempo de­

finido por tl5 65; el contenido del registro 470 es transmitido en serie 

sobre la línea de orden OLX 1; la emisión tiene lugar de tl5 65 a t22 62, 

siendo emitido un elemento binario del registro 470 a cada tiempo 61 62 

.... 65. Una báscula de imparidad permite controlar la imparidad del men 

saje emitido sobre la línea de orden OLX 1; si la imparidad es mala,hay 

emisión de un elemento binario suplementario al final del mensaje para res 

tablecer la buena paridad. La red de conexión controla igualmente la bue­

na pridad del mensaje a la llegadas si esta paridad es correcta, la red 

de conexión reenYia por la línea de orden OLX 2 un elemento binario de — 

buena recepción que biene a posicionar en "0" el registro no bien recibi­

do 489; si la paridad no es correcta el registro no bien recibido es posj, 

cionado en uno y esta indicación es enviada sobre la barra de ensayo de — 

informaciones LTI a través de la puerta Y492; el bloque operador represen 

tado en la figura 16, toma esta indicación en consideración, indicación - 

que significa que el mensaje ha sido mal recibido por la red de conexión, 

y que es preciso por tanto reenviarlo. El funcionamiento en recepción de 

un mensaje que procede de la red de conexión es el siguiente: en una pri­

mera fase el módulo de intercambio red de conexión es automáticamente po- 

sicionado en recepción desde el momento mismo del comienzo de la trama qu< 

sigue a aquella en la que ha sido emitido un mensaje hacia la red de cons 

xión; para ello el dispositivo de posicionamiento 482 controla la puerta 

Y479 desde el momento mismo del comienzo de la trama. Cuando el mensaje 

llega, procedente de la red de conexión, por la línea de orden O H  2, es 

ordenado en el registro 470 durante la duración de recepción, es decir - 

del tiempo tl5 65 al tiempo t22 62. Un control de imparidad es efectuado 

a la recepción del mensaje; si la imparidad es correcta el registro final 

de intercambio 487 proporciona al final de la recepción una señal de fi­

nal de intercambio de valor "1" y el registro de imparidad 488 proporcio-
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na una señal de valor "0"; si la imparidad es mala el registro final de 

tercambio 487 proporciona una señal de valor "0" y el registro de impari­

dad 488 proporciona una señal de valor "1" y estas señales sen transmiti­

das al bloque operador, a través de la barra de ensayo de informaciones - 

LTI, que controlará la renovación de la operación de intercambio, es decir 

la emisión del mensaje hacia la red de conexión. Cuando la recepción del 

mensaje que procede de la red de conexión es correcta, el contenido del 

registro 470 es, en una segunda fase, transferido sobre la barra de inter­

cambios LIE y los informaciones son ordenadas en el modulo memoria centra.. 

271 de la figura 15.

La figura 22 representa el módulo traductor 32 de la figura 4. 

Este módulo asegura el almacenamiento de las informaciones necesarias para 

la parte multirregistradora para el establecimiento y la ruptura de los di 
ferentes tipos de comunicaciones llevadas por el canal telefónico. A este 

efecto, el módulo está esencialmente compuesto de memoria de traducción 

donde son registrados los datos, es decir las informaciones que se refie­

ren a la red telefónica y a los abonados de la central. Para un abonado, 

estos datos son: su dirección de acoplamiento, es decir el numero de la — 

unidad de selección al que se acopla y el número de equipo en esta unidad 
de selección, y las diferentes descriminaciones que pueden concernirle, - 
tales:eomo: transferido, no equipado, etc. Asimismo para un multiplex, es 

tos datos son: el número de la anidad de selección y el número del equipo, 
en la unidad de selección, al que se conecta el multiplex. Alrededor de 

las memorias de traducción se encuentra una lógica de acceso qne permite 

acceder a las informaciones ordenadas en las memorias de traducción, siqn 

do a su vez accesible la lógica de acceso por el dispositivo logico de - 

control representado en la figura 14. Las memorias de traducción deben ser 

accesibles en lectura a fin de que las informaciones que allí están orde­

nadas puedan utilizarse por la parte multirregistradora; las memorias de 

traducción deben igualmente ser accesibles en escritura a fin de modificar
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las informaciones que allí están ordenadas. En efecto, estas informacio­

nes dependen de la implatación geográfica de la central telefónica y de 

las condiciones de explotación de la central; estas informaciones deben 

poder ser modificadas, a partir del centro de tratamiento de las informa­

ciones CTI al que la central telefónica se conecta por mediación del ór­

gano de control 7 de la figura 1, de modo a permitir cambios en la conduc. 

ción de las conversaciones ó de las alteraciones temporales de las descri 

minaciones. El centro de tratamiento de las informaciones que posee una 

réplica exacta de las memorias de traducción está igualmente encargado de 

lq carga y de la vigilancia de las memorias de traducción.

El módulo traductor representado esquemáticamente en la figu­

ra 22 está constituido por las memorias de traducción MT1 a MTn conecta­

das cada una a la barra de intercambios LIE, a la línea de control LCE y 

a la barra de direcciones LAE, a un circuito de sincronización 498 y a un 

circuito de selección de direccionado SAD, circuitos que están igualmentí 

conectadas a la barra de intercambios LIE, a la linea de control LCE y a 

la barra de direccionado LAE. Una conexión de selección de zonas memoriat 

499 conecta el circuito de sincronización 498 a cada una de las memorias 

de traducción; una conexión de sincronización 500 conecta el circuito de 

sincronización a cada una de las memorias de traducción. Una conexión de 

selección de memoria 501, de n cables conecta el circuito de selección di 

direccionado SAD a las memorias de traducción, conectando cada uno de los 

cables 1 a n el circuito de selección de direccionado a una memoria de - 

traducción, respectivamente MT1 a MTn. Una conexión 520 conecta el circuí 

to de sincronización 498 al circuito de selección de direccionado SAD. E3 

circuito de selección de direccionado SAD se conecta igualmente a las me­

morias de traducción MT1 a MTn por una conexión de direccionado geográfi­

ca SAG y por una conexión de direccionado funcional SAF.

La figura 23 representa una memoria de traducción y el circu: 

to de sincronización 498 de la figura 22, y la figura 24 representa el —
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circuíto de direccionado SAD de la figura 22.

En la figura 23, una memoria de traducción comprende una memo 

ria tampón de informaciones MTI y una memoria de circulación de informaci.) 

nes MCI; la salida de la memoria tampón de informaciones MTI se conecta a 

una entrada de una puerta Y502 cuya salida se conecta a la entrada de la 

memoria de circulación de informaciones MCI; la salida de la memoria de - 

circulación de informaciones MCI se conecta a una entrada de una puerta — 

Y503 cuya salida se conecta a una entrada de una puerta Y504; la salida 

de la puerta Y504 se conecta a una entrada de una puerta 0506 cuya salida 

se conecta a la entrada de la memoria tampón de informaciones MTI. La - 

puerta Y505 tiene una entrada conectada a la barra de intercambios LIE y 

otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE, y otra entrada cone: 

tada a la línea de control LCE; la salida de la puerta Y505 se conecta a 

otra entrada de la puerta 0506. Una puerta Y50T tiene una entrada conecta 

da a la barra de intercambios LIE, ntra entrada conectada a la barra de - 

direcciones LAE y otra entrada conectada a la linea de control LCE; la sa­

lida de la puerta Y507 se conecta a un contador 508 igualmente conectado 

a la barra de direcciones LAE y a la línea de control LCE; el contador - 

508 recibe igualmente la señal de reloj tn ; la salida del contador 508 se 

conecta a un circuito de direccionado de la memoria tampón de informacio­

nes MTI. La salida de la memoria tampón de informaciones MTI se conecta a 

una entrada de una puerta Y509 que tiene otra entrada conectada a la líneh 

de control LCE y otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE; - 

lq salida de la puerta Y509 se conecta a la barra de intercambios LIE. La 

salida de la memoria tampón de informaciones MTI se conecta igualmente a 

una entrada de un bloque comparador 510 constituido de 4 comparadores; - 

el bloque comparador se conecta a la salida de una puerta Y511 que tiene 

una entrada conectada a la barra de intercambios LIE y otra entrada conec­

tada a la barra de direcciones LAE; el bloque comparador 510 recibe de la 

puerta Y511 una señal de ocultamiento de modo que una comparación se efec
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túe en uno, dos, tres ó cuatro comparadores según la se5al de ocultamien-¡ 

to recibida. Otra entrada del bloque coaparador se conecta a la salida de 

la memoria de circulación de informaciones MCI. La salida del bloque com­

parador se conecta a una entrada de una puerta Y512 otra de cuyas entra­

das se conecta, por la conexión de direccionado SAF, al circuito de selec 

ción de direccionado SAD; la salida de la puerta Y512 se conecta a una en-L 

trada de una puerta 0513 cuya otra entrada se conecta, por la conexión de 

direccionado geográfico SA&, al circuito de selección de direccionado SAD 

La salida de la puerta 0513 se conecta a una entrada de una puerta Y514 - 

cuya otra entrada se conecta, por un cable de la conexión de memoria 501, 

al circuito de selección de direccionado SAD. La salida de la puerta Y514 

se conecta a una entrada de la puerta Y504, a una entrada de la puerta — 

Y502 y a una entrada de la puerta Y503; la señal proporcionada por la puej* 

ta Y514 es denominada señal de coincidencia. La puerta Y518 tiene una en­

trada conectada al circuito de sincronización 498 por la conexión de sin­

cronización 500 y otra entrada conectada por cableado a 2.047, siendo es­

te número la dirección de la última palabra de la memoria de circulación 

de informaciones MCI; la salida de la puerta Y518 se conecta a la entrada 

de un contador de direcciones 519 cuya salida se conecta al circuito de 

direccionado de la memoria de circulación de informaciones MCI, recibiendjj 

el contador de informaciones 519 una señal de reloj /4. El circuito de 

sincronización 498, que es común a todas las memorias de traducción, com­

prende una puerta Y515 de tres entradas conectadas respectivamente a la — 

barra de intercambios LIE, a la barra de direcciones LAE y a la linea de 

control LCE; la salida de la puerta Y515 se conecta a la entrada de un - 

contador 516 que tiene una salida conectada a una entrada de un compara** 

dor 517 y una salida conectada, por la selección de conexión de zonas me­

moria 499, a la memoria de circulación de informaciones MCI, siendo igual 

mente utilizada la conexión de selección de zonas memorias 499 para eonecj- 

tar el contador 516 a todas las memorias de circulación de informaciones
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MCI de las memorias de traducción MTl a MTn. La conexión 520 conecta igual 

mente el contador 516 al circuito de selección de direccionado SAD. Otra 

entrada del comparador 517, se conecta, por cableado, a 2.047. La conexioi 

de sincronización 500 conecta a la salida del comparador 517 a todas las 

puertas Y518 de las memorias de traducción MTl a MTn. -La memoria tampon 

de informaciones MTl tiene una capacidad de 16 palabras de 16 elementos 

binarios y la memoria de circulación de informaciones MCI tiene una capa­

cidad de 2.048 palabras de 16 elementos binarios, estando numeradas las - 

palabras de 0 a 2.047, y está dividida en cuatro zonas memoria de 512 pa­

labras; cada memoria de circulación de informaciones MCI está especializa­

da para uno ó varios tipos de traducciones dadas. La señal proporcionada 

por el contador 516, y transmitda por la conexión de. selección de zonas 

memoria 499, permite seleccionar, en las memorias de circulación de infor 

maciones MCI, una zona memoria, siendo la señal un número de la zona me­

moria. La conexión de sincronización 500 permite enviar a todas las memo­

rias de circulación de informaciones MCI una señal de sincronización para 

sincronizar sus contadores de direccionado 519.

La figura 24 representa el circuito de selección de direccio­

nado SAD común a todas las memorias de traducción. Una puerta Y530, con 

tres entradas conectadas respectivamente a la barra de intercambios LIE, 

a la barra de direccionado LAE y a la linea de control LCE, tiene su salí 

da conectada a la entrada de un registro número de palabra BNM cuya sali­

da se conecta a una entrada de un comparador 531; otra entrada del compa­

rador 531 se conecta, por la conexión 520 a la salida del contador 516 - 

(figura 23), y la salida del comparador se conecta a una entrada de una 

puerta Y533 cuya otra entrada se conecta a la barra de direccionado LAE; 

la salida de la puerta Y533 se conecta a una entrada de una puerta 0535. 

Una puerta Y534, con tres entradas conectadas respectivamente a la barra 

de intercambios LIE, a la barra de direcciones LAE y la línea de control 

LCE, tiene su salida conectada a la entrada de un registro de direccionato
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geográfico RAG cuya salida se conecta a una entrada de un comparador 539.¡t!
Una puerta Y532, con tres entradas conectadas respectivamente a la barra ! 

de intercambios H E ,  a la barra de direcciones LAE y a la línea de controjl 

LCE, tiene su salida conectada a la entrada de un registro de direccionado 

funcional RAF cuya salida se conecta, por una parte, a una entrada de una 

puerta Y537 y, por otra a una entrada de un comparador 538. La puerta Y537 

tiene dos entradas conectadas respectivamente a la barra de direcciones 

LAE y a la línea de control LCE; la salida de la puerta Y537 se conecta a 

la entrada de una memoria de selección de direccionado MES cuya salida se 

conecta a otra entrada del comparador 538. Un contador de direccionado — 

536 tiene su salida conectada al circuito de direccionado de la memoria d = 

selección de direccionado MES y a una entrada del comparador 539; el contE

dor de direccionado r&eibe la señal de reloj h2. La salida del comparador 

53S se conecta por la conexión de direccionado funcional SAF a una entra­

da de una puerta 0340; la salida del comparador 539 se conecta por la co­

nexión de direccionado geográfico SAG a otra entrada de la puerta 0540 — 

cuya salida se conecta a una entrada de un contador de memorias de traduc­

ción 541 que recibe la señal de reloj u/ 3 y cuya salida se conecta, por - 

la conexión de selección de memoria 501, a la puerta Y514 (figura 23) de 

cada memoria de traducción. La capacidad de la memoria de selección de di 

reccionado as de 256 palabras de 16 elementos binarios.

El registro número de palabra BNM es cargado por la barra de 

intercambios LIE y el número de palabra*que proporciona es comparado, en 

el comparador 531, al número proporcionado por el contador 516 (figura 23, 

si la comparación es buena, el comparador 531 proporciona una señal de — 

validación de selección de palabra al registro de direccionado geográfico 

RAG, a través de la puerta Y533 y la puerta 0535.

Una memoria de traducción, representada en la figura 23, es 

accesible ya sea en direccionado directo ó bien en direccionado indirecto 

En direccionado directo, la primera palabra a reconocer es cargada en el
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registro número de palabra HKM; la seEal de selección de palabra propor­

cionada por el comparador 531 permite la carga del registro de direccio- 

nado geográfico RAG cuya salida es comparada, en el comparador 539, a la 

dirección proporcionada por el contador de direccionado 536. Si la conga 

ración es buena, el comparador 539 proporciona una señal de selección ge 

gráfica que permite, a través de la puerta 0540, la salida de la señal - 

del contador de memoria de traducción 541 que dirige una memoria de tra­

ducción. La señal de selección geográfica proporcionada sobre la conexión 

de direccionado geográfico SAG a la puerta 0513, figura 23, y asociada a 

la señal proporcionada por el contador de memoria de traducción 541, pro­

porciona una señal de coincidencia, a la salida de la puerta Y514 (figu­

ra 23),de la memoria de traducción direccionada por la señal saliente del 

cpntador de memoria de traducción; la señal de coincidencia permite, en 

la memoria de traducción, la transferencia del contenido de la memoria - 

de circulación de informaciones MCI en la memoria tampon de informaciones 

MTI que es entonces accesible a la salida por la barra de intercambios — 

LIE. En direccionado indirecto, todavía denominado direccionado por el - 

contenido, cada memoria de circulación de informaciones MCI del modulo de 

traducción está especializada para ser seleccionada por un direccionado 

funcional. A este efecto, el registro de direcciondo funcional RAF esta 

cargado, por la barra de intercambios LIE, por una señal que determina 

el tipo de función buscada. La señal saliente del registro de direcciona­

do funcional RAF es comparada, en el comparador 538, eon el contenido de 

cada palabra de la memoria de selección de direccionado MES; cuando hay 

concordancia entre la señal saliente del registro de direccionado funcio­

nal RAF y el contenido de una palabra de la memoria de selección de direi; 

cionado MES, el comparador 538 proporciona una señal sobre la conexión dt 

direccionado funcional SAF, señal que es aplicada en todas las memorias - 

de traducción MTI a MTn. Después, se inscribe, en las memorias tampón de 

informaciones MTI, a partir de la barra de intercambios LIE, la o las pa-
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labras que se desea seleccionar y se efectúa una comparación, en cada me­

moria de traducción, entre el contenido de cada palabra de la memoria tam 

pon de informaciones y cada palabra de la memoria de circulación de infor
i

maciones MCI que es direccionada por su contador de direcciones 519,(figuj 

ra 23); la comparación es efectuada por el bloque domparador 510 sobre 1, 

2, 3 ó 4 sectores de la palabra, siendo dado el número de sectores por la 

señal proporcionada por la puerta Y511. Cuando la comparación es positiva 

el bloque comparador 510 proporciona una señal que es transmitida, a tra­

vés de la puerta Y512 y la puerta 0513 a la puerta Y514; solo la puerta 

Y514 de la memoria de traducción que es direccionada por el contador de mg 

morías de traducción 541 (figura 24) proporciona una señal de coincidenci: 

que permite la transferencia, en la memoria tampón de informaciones, de 

las palabras seleccionadas en la memoria de circulación de informaciones.

Los dos tipos de direccionado, directo e indirecto, permiten 

operaciones de lectura, ó de escritura, en una memoria de circulación de 

informaciones, por grupos de 1 a 16 palabras.

La figura 25 representa el módulo memoria auxilar 34 del in­

tercambiador. Este módulo permite,en caso de fallo del centro de trata­

miento de las informaciones CTI, una memorización de las tasas relativas 

a los abonados de la central. El módulo memoria auxiliar comprende un — 

bloque memoria constituido por tres memorias 550, 551, 552, y una interca 

ra auxilio de tasación IST de una capacidad de una palabra de 16 element 

binarios. Las memorias 550, 551, 552 son del mismo tipo que la memoria 35 

(figura 6a) y tienen cada una una capacidad de 4.096 palabras de 17 ele­

mentos binarios, de las que un elemento binario es de imparidad. *̂a ínter 

cara-auxilio.de tasación IST asegura la intercara entre el bloque memoria 

y la barra de intercambios LIE. Una puerta Y553 tiene tres entradas conec 

tadas respectivamente a la barra de intercambios LIE, a la barra de direc 

ciones T.AE y la línea de control LCE; la salida de la puerta Y553 se cona< 
ta a una entrada de cada una de las cuatro puertas Y554, 555, 556, 557 -
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cuyas salidas están conectadas respectivamente a una entrada sector de - 

las memorias 550, 551, 552; otra entrada de cada una de las puertas Y554, 

555, 556, 557 se conecta a la salida de un registro de direccionado sector 

RAS que proporciona una señal a una ó varias de las puertas Y554 a 557, — 

permitiendo así la escritura de las memorias de 1, 2 o 3 o 4 sectores de 

la palabra conducida por la barra de intercambios LIE. El registro de di­

recciones sector RAS tiene su entrada conectada a la salida de una puerta 

Y558 que tiene una entrada conectada a la barra de intercambios LIE y — 

otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE. Un registro de dire: 

cionado memoria RAC, utilizado para direccionar las memorias tanto en la 

escritura como en la lectura, tiene su salida conectada al circuito de di 

reccionado 559 de las memorias 550, 551, 552, y su entrada conectada a la 

salida de una puerta Y560 que tiene una entrada conectada a la barra de - 

intercambios LIE y otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE. 

Las memorias 550, 551, 552 tienen igualmente una entrada "imparidad" que 

corresponde a un elemento binario de cada palabra; esta entrada "imparidai 

se conecta a la salida de un generador de imparidad 561 cuya entrada se - 

conecta a la salida de la puerta Y553. El generador de imparidad permite, 

durante la escritura de una palabra en memoria, escribir, si ha lugar, un 

elemento binario de imparidad en el elemento binario 17 de la palabra.

Las memorias 550, 551, 552 tienen una salida "palabra" para 

16 eb, y una salida "imparidad" para el elemento binario de imparidad. La 

salida "palabra" es conectada a una entrada de una puerta Y562 que tiene 

dos entradas conectadas respectivamente a la línea de control LCE y a la 

barra de direcciones LAE; la salida de la puerta Y562 se conecta a la en­

trada de la intercara auxilio de tasación IST, y a un controlador de impg 

ridad 563 que está igualmente conectada a la salida "imparidad" de las me 

morías 550, 551, 552; la salida del controlador de imparidad se conecta a 

una entrada de una puerta Y564 cuya otra entrada esta conectada a la bar­

ra de direcciones LAE; la salida de la puerta Y564 se conecta a la barra
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¿e ensayo de informaciones LTI del íntercambiador. En caso de mala impari 

dad en la lectura de una palabra de las memorias 550 a 552, hay posiciona 

miento en "1" de una báscula de falta en el controlador de imparidad, y lu 

báscula puede ser leída enviando una dirección a la entrada de la puerta 

Y564 acoplada a la barra de direcciones LAE. A la salida de la intercara 

auxilio detasación IST, cada sector de 4 eb de una palabra se conecta a 

una entrada deuna puerta Y565, 566, 567, 568, cuya otra entrada está cone^ 

tada a la salida del registro de direccioñado sector RAS que permite la 

lectura de 1, 2, 3 ó 4 sectores. La salida de cada una de las puertas - 

Y565, 566, 567, 568 se conecta a la barra de intercambios LIE.

Durante la descripción que precede, se ha indicado que alguno: 

órganos se conectaban a un pupitre. Este pupitre es un órgano independien 

te de las unidades de control 4 y 5, objeto de la invención, y en modo al 

guno indispensable para el funcionamiento de las unicades de control. Es­

te pupitre se utiliza para el mantenimiento y la visualizacion. Permite — 

controlar el funcionamiento de un módulo dado y se utiliza esencialmente 

para la puesta a punto durante la instalación de la central, el arreglo d; 

averías ó el mantenimiento. Estas operaciones son facilitadas por la vi- 

sualización de un cierto número de informaciones y la posibilidad de in­

tervenir manualmente en el funcionamiento de un modulo. Todas las funcio­

nes realizadas por el pupitre, directamente acoplado a los módulos pueden 

ser efectuadas a distancia merced a un telepupitre gobernado por el eentr 

de tratamiento de las informaciones por mediación del órgano de control - 

7.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como 

la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las dis- 

Dosiciones anteriormente indicadas son suscpptibles de modificaciones de 

detalle en cuanto no alteren su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

1. - Perfeccionamientos en centrales de telecomunicación tengo 

ral,que comprenden una red de conexiones, unidades de selección, una base 

de tiempos, un órgano de control conectado a un centro de tratamiento de 

informaciones, caracterizados porque comprenden al menos una unidad de coi 

trol constituida por una parte multirregistradora y por una parte inter­

cambiadora conectada por una barra de intercambios a la parte multirregijs 

tradora que asegure el establecimiento y la ruptura de las comunicaciones 

asegurando la parte intercambiadora las conexiones entre la parte multir­

registradora y la red de conexiones y las unidades de selección, conectan 

dose la unidad de control a la red de conexiones por lineas de conexión y 

líneas de órdenes, a las unidades de selección por líneas de ensayo y por 

líneas de marcado y al órgano ¿e control por lineas de control, substitu­

yendo la unidad de control a los órganos especializados habitualmente uti­

lizados en la central temporal.

2. — Perfeccionamientos según la reivindicación 1, caracteriza 

dos porque comprenden dos unidades de control, siendo una principal y la 

otra esclava, conectándose las unidades de control entre sí por líneas de 

intercambios.

3. — Perfeccionamientos según una de las reivindicaciones 1 o 

2, caracterizados porque la parte multirregistradora.comprende una memoria 

macroprograma, y dos conjuntos multirregistradores, conectándose la memo­

ria macroprograma a los dos conjuntos multirregistradores a su vez conec­

tados por una barra de intercambios a la parte intercambiadora, conteniei 

do la memoria macroprograma, macroinstrucciones de 48 elementos binarios 

cada una y de los que los 8 primeros elementos binarios constituyen una 

orden que define una macroinstruecion.

4. — Perfeccionamientos según la reivindicación 3, caracteriza 

dos porque cada conjunto multirregistrador comprende un conjunto logioo - 

de control, un bloque memoria de registradores conectados a un bloque me-
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moría tampón, un módulo receptores de señalización, un módulo emisores de 

seSalización, un módulo reloj y un módulo entrada/salida, conectándose - 

el conjunto lógico de control, el bloque memoria tampón, módulos recepto­

res de señalización, módulo emisores de señalización, módulo entrada/sali 

da, a una barra de informaciones multirregistradora, conectándose el rnódg 

lo entrada/salida a la barra de intercambios, conectándose el conjunto — 

lógico de control a la memoria macroprograma, conectándose el módulo re­

ceptores de señalización, a las unidades de selección por las lineas de 

ensayo, conectándose el módulo emisores de señalización a la red de cone­

xiones por las líneas de conexión, conectándose el módulo de reloj a la 

base de tiempos y distribuyendo señales de reloj en el conjunto multirre- 

gistrador.

5.- Perfeccionamientos según una de las reivindicaciones 1 ó 

2, caracterizados porque la parte intercambiadora comprende un dispositi­

vo lógico de control, un módulo de intercambio entre dos unidades de con­

trol, un módulo de intercambio red de conexiones, un módulo de intercame- 

bio unidades de selección, un módulo traductor, un módulo mesa, un módul( 

memoria auxiliar, conectándose el dispositivo lógico de control y los mó­

dulos, a una barra de intercambios que conecta la parte intercambiadora t 

la parte multirregistradora, conectándose el módulo de intercambio entre 

las dos unidades de control al órgano de control por las líneas de con­

trol, conectándose el módulo de intercambio red de conexiones a la red d( 

conexiones por las líneas dé orden, y conectándose el módulo de intercam­

bio unidades de selección a las unidades de selección.por las líneaB de 

marcado.

6.— Perfeccionamientos según las reivindicaciones 2 y 5, ca­

racterizados porque los módulos de intercambio entre las dos unidades de 

control de las dos unidades de control, se conectan entre sí por las lí­

neas de intercambios.

7.— Perfeccionamientos según la reivindicación 4,
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dos porque el conjunto lógico de control comprende un bloque de acceso qo 

nectado a la memoria macroprograma, una lógica de control y una bloque m e ­

moria de instrucciones, conectándose el bloque de acceso, la lógica de cqi 

trol y bloque memoria de instrucciones, a la barra de informaciones multir 

registradora.

8.- Perfeccionamientos según la reivindicación 7, caracteriza 

dos porque el bloque de acceso se conecta a la barra de informaciones muí 

tirregistradora,a la lógica de control por una barra puntos memoria y por 

unalínea de control a un circuito de direccionado de la memoria macropro­

grama, y porque el bloque de acceso recibe una orden de la lógica de con­

trol.

9.- Perfeccionamientos según la reivindicación 7, caracteriza 

dos porque la lógica de control comprende un módulo de direccionado y un 

módulo bloque operador, conectándose el módulo de direccionado a la memo­

ria macroprograma de la que recibe, en una memoria de transcodificado, los 

elementos binarios 1 a 8 que definen las órdenes de las macroinstrucciones, 

a un circuito de direccionado de una memoria de instrucciones del bloque 

memoria de instrucciones, al modulo bloque operador, y a la barra de infor 

maciones multirregistradora, conectándose el bloque operador a la barra 

de informaciones multirregistradora y a la memoria de instrucciones que

contienen instrucciones de 48 elementos binarios, siendo las instrucciones 

de cinco tipos diferentes, que corresponden a cinco órdenes, dando loB - 

tres primeros elementos binarios de una instrucción, una orden, teniendo

el bloque operador un circuito de intercara que recibe los elementos bing 

ríos de las instrucciones y que proporciona sobre una barra puntos memori 

los elementos binarios 4 a 18 de las instrucciones, comprendiendo el blo 

que operador un circuito decodificado conectado al circuito de intercara

as

del que recibe los tres primeros elementos binarios, y que proporciona ec 

cinco salidas una orden diferente, teniendo el bloque operador un decodi­

ficador de direcciones conectado al circuito de intercara y que proporcit
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na en. una línea de control, direcciones dadas por las instrucciones.

10. - Perfeccionamientos según la reivindicación 4, caracteri­

zados porque el bloque memoria de registrador memoriza las informaciones 

necesarias para el establecimiento y para la ruptura de las comunicacio­

nes y comprende una intercara de entrada, una memoria con un circuito de 

direccionado, una intercara de salida, porque el bloque memoria tampon — 

comprende dos memorias tampón que aseguran cada una el tratamiento de las 

informaciones de las palabras de la memoria, conectándose las memorias - 

tampón a la entrada, a la intercara de salida, comprendiendo el bloque me 

moría tampón igualmente un circuito de lectura, un circuito de direccio­

nado temporal, un circuito de direccionado espacial conectado a un circuí 

to de direccionado memorias, conectándose las memorias tampón al circuito 

de lectura y a la barra de informaciones multirregistradora, teniendo el 

circuito de lectura una salida conectada a una entrada de la intercara de 

entrada, conectándose el circuito de direccionado temporal al conjunto ló 

gico de control a una barra puntos memoria y por una linea de control y 

recibiendo del conjunto lógico de control una orden, conectándose igual­

mente el circuito de direccionado temporal a la barra de informaciones - 

multirregistradora, al circuito de direccionado memorias, al circuito de 

direccionado y a la intercara de salida, conectándose el circuito de di— 

reccionado espacial al circuito de lectura, a la lógica de contro}, por - 

la barra puntos memoria y por la línea de control y recibiendo ordenes de 

conjunto lógico de control, conectándose el circuito de direccionado memo

ria a las memorias tampón.

1 1 . - Perfeccionamientos según la reivindicación 4 caracterizg 

dos porque el módulo receptores de señalización recibe y memoriza las sa 

ñalizaciones relativas a las líneas de abonados o a circuitos, siendo — 

emitidas las señalizaciones por las unidades de selección sobre las línea 

de ensayo, y porque confirma ó no un cambio de estado de las lineas de — 

abonados ó de los circuitos, conectándose el módulo receptores de señali-
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zación al conjunto lógico de control por una barra puntos memoria y una 

línea de control, y a las líneas de ensayo por un multiplexador conectado 

a la salida por mediación de un registro de estado de líneas de ensayo, - 

un registro tampón, una lógica de salida, a memorias de estado anterior y 

a memorias de estado confirmado, conectándose las memorias a la salida a 

la barra de informaciones multirregistradora, y porque el módulo emisores 

de señalización asegura la preparación y la emisión de mensajes de con­

trol de tonalidades y de señalizaciones hacia la red de conexiones, porquj( 

se conecta al conjunto lógica de control por la barra puntos memoria y la 

línea de control, y a la línea de conexión por dos lógicas de salida, y

porque comprende dos memorias conectadas a la entrada, a la barra de in­

formaciones multirregistradora y a la línea de control, y a la salida, a 

las lógicas de salida por mediación de dos registros.

12. — Perfeccionamientos según la reivindicación 4, caracteri 

zados porque el módulo entrada/salida asegura la intercara entre la parte 

multirregistradora y la parte intercambiadora de una unidad de control, - 

comprendiendo el módulo entrada/salida al menos un bloque entrada/salida 

conectado al conjunto lógico de control por una barra puntos memoria y re 

cibiendo de la lógica de control una orden de transferencia, conectándose

el bloque entrada/salida a la parte intercambiadora por una barra de in­

tercambios, una barra de direccionado, y una línea de control y compren­

diendo una memoria conectada a la entrada y a la salida a la barra de in­

formaciones multirregistradora y a la barra de intercambios.

13. - Perfeccionamientos según la reivindicación 5, caracteri­

zados porque el dispositivo lógico de control comprende un modulo de di­

reccionado directo e indirecto, un módulo memoria central, un módulo blo^ 

que operador, un módulo de tratamiento de las fases, un modulo de reagru- 

pamiento de las informaciones, un modulo memoria de temporizacion y lógi­

ca de llamadas prioritarias y un blqque memoria de instrucciones conecta­

do a una barra de informaciones intercambiadora, una línea de control y -
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una barra de direccionado que proceden del bloque memoria de instrucciones 

estando conectados los. módulos de direccionado directo e indirecto, memo­

ria central, bloque operador, de tratamiento de las fases, de reagrupamien 

to de informaciones, memoria de temporización y lógica de llamadas priori 

tarias, módulo de intercambio entre las dos unidades de control, módulo 

de intercambio red de conexiones, módulo de intercambio unidades de seleo 

ción, módulo traductor, módulo mesa y módulo memoria auxiliar, a la línea 

de control y a la barra de direccionado, conectándose los módulos de in­

tercambio entre las dos porciones extremas de control, de intercambio red 

de conexiones, de intercambio unidades de selección, traductor, mesa, y 

memoria auxiliar, a una linea de direccionado procedente del módulo de di 

reccionado directo e indirecto, y a una barra de ensayo de informaciones 

a la que están igualmente conectados los módulos bloque operador de rea- 

grupamiento de las informaciones, memoria de temporización y lógica de - 

llamadas prioritarias, teniendo el dispositivo lógico de control que com­

prende igualmente una puerta Y, una entrada conectada a la barra de infor 

daciones intercambiadora y una entrada conectada a la salida de un inver­

sor, nnn puerta Y conectada a la salida a la barra de informaciones ínter 

cambiadora y que tiene una entrada conectada a la barra de intercambios y 

otra entrada conectada a la línea de control, conectándose igualmente el 

inversor a la entrada, a la línea de control.

14.— Perfeccionamientos según la reivindicación 13, caracte­

rizados porque el módulo de direccionado directo e indirecto, que direc- 

ciona el módulo memoria central, recibe a la entrada, para un direcciona­

do directo, señales de la línea de control y una orden de escritura ó d.e 

lectura del bloque memoria de instrucciones, y recibe, para un direcciong 

do indirecto, señales de la barra de informaciones intercambiadora de la 

barra de direcciones y de la línea de control, y porque una salida del me 

dulo de direccionado directo e indirecto se conecta al módulo memoria cen 

tral y porque otra salida constituye la línea de direccionado que propor-
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ciona direcciones constituidas por 6 elementos binarios, porque el module 

menoría central,que asegura la misión ¿e tcmpón entre el módulo bloque - 

operador, los diferentes módulos de intercambio y módulos periféricos, - 

recibe informaciones de la barra de informaciones intercambiadora y pro­

porciona informaciones sobre la barra de informaciones intercambiadora - 

por mediación de un registro de salida parólela, porque el módulo bloque 

operador permite ensayar informaciones, efectuar decalajes e informacione s,

efectuar operaciones lógicas y aritméticas y conseguir diferentes saltos 

de fase, y comprende un primer acumulador conectado a la entrada a la bar 

ra de informaciones intercambiadora, a la línea de control y a la barra 

de ensayo de las informaciones y conectado a la salida a una red de deca­

laje conectada a un circuito de cálculo, un segundo acumulador conectado 

a la entrada a la barra de informaciones intercambiadora y a la línea de 

control, y conectado a la salida del circuito de cálculo que tiene una - 

salida conectada a un tercer acumulador y a un comparador igualmente co­

nectado a la entrada al segundo acumulador, conectándose el comparador a 

un circuito de prioridad que proporciona, por mediación de cuatro puertas 

Y y de una puerta 0,saltos de fase al módulo de tratamiento de las fases, 

conectándose el tercer acumulador a la salida, a la barra de informacio­

nes intercambiadora.

15.- Perfeccionamientos según la reivindicación 13, caracte­

rizados porque el modulo de -tratamiento de las fases comprende un circu^ 

to de cálculo conectado a la entrada al modulo bloque operador, un regis* 

tro de preparación de fases conectado a la entrada a la barra de informa* 

ciones intercambiadora y a la barra de direcciones y a la salida del cir­

cuito de cálculo, un registro de fases y un decodificador de fases, conee 

tándose igualmente el registro de fases a la salida a una entrada del cii 

cuito de cálculo, conectándose el decodificador de fases a la salida al 

bloque memoria de instrucciones, porque él bloque memoria de instruccio­

nes comprende una memoria de instrucciones direccionada por el decodifi—
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cador de fases, un decodificador de órdenes conectado a una salida de la 

memoria de instrucciones y que proporciona cuatro tipos de órdenes que - 

definen cada una una instrucción, un decodificador de direcciones conectan­

do a una salida de la memoria de instrucciones y conectado a la salida a 

la barra de direcciones que procede por tanto del decodificador de direc­

ciones, constituyendo una salida de la memoria de instrucciones la línea 

de control, porque el módulo de reagrupamiento de las informaciones que 

desvia sobre la barra de ensayo de las informaciones, una informaciones -

recibidas de la barra de informaciones intercambiadora sobre cuatro puer­

tas Y igualmente conectadas a la línea de control y a la barra de direc­

ciones, conectándose las puertas Y a la salida a una puerta 0 cuya salida

se conecta a la barra de ensayo de informaciones, y porque el módulo memo

ria de temporización y lógicas de llamadas prioritarias comprende una me­

moria de temporización que memoriza los valores de temporizacion a partir 

de la barra de informaciones intercambiadora, un primer registno de llama 

das prioritarias conectado a una salida de la memoria de temporizacion, — 

y un segundo registro de llamadas prioritarias conectado a la entrada al 

módulo de intercambios unidades de selección, al módulo de intercambios 

entre las dos unidades de control, y al módulo de intercambio red de cone 

xiónes, conectándose los primer y segundo registros de llamadas priorita­

rias a la salida a la barra de informaciones intercambiadora a través de 

una puerta 0 y una puerta Y que tiene una entrada conectada a la barra de 

direcciones.

16.— Perfeccionamientos según la reivindicación 5, caracteri­

zados porque el módulo de intercambios unidades de selección que asegura 

la emisión y la recepción de los mensajes entre las unidades de selección 

y la parte intercambiadora de una unidad de control se conecta a la entra 

da por un multiplexador y a la salida por un demultiplexador a las líneas 

de marcado, porque se conecta al dispositivo lógica de control por una - 

barra de ensayo de informaciones, una barra de direccionado, una línea de
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control, una línea de direccionado y una barra de intercambios, porque el 

módulo de intercambio entre las dos unidades de control que asegura el in 

tercambio de las informaciones entre las dos unidades de control, se conej: 

ta a la entrada por un primer desviador y a la salida por un segundo des­

viador a líneas de intercambio que conectan entre sí los módulos de Ínter 

cambio entre las dos unidades de control, porque se conecta al dispositiva 

lógico de control por la barra de ensayo de informaciones, la línea de coa 

trol, la línea de direccionado y la barra de intercambios, y porque el mó 

dulo de intercambio red de conexiones que asegura la transmisión de los - 

intercambios entre la red de conexión y la parte íntercambiadora de* una 

unidad de control comprende un registro que se conecta, para la recepción 

de un mensaje, a la entrada, a la línea de orden y a la salida, a una bar­

ra de intercambios, y que se conecta, para la emisión de un mensaje, a la 

entrada, a la barra de intercambios y a la salida, a la línea de orden, - 

conectándose igualmente el módulo de intercambios red de conexiones, a la 

línea de control, a la barra de direccionado, y a la barra de ensayo de id 

formaciones y a la línea de direccionado.

17. - Perfeccionamientos según la reivindicación 5, caracteri­

zados porque el módulo traductor asegura el almacenamiento de las informa 

ciones necesarias a la parte multirregistradora para el establecimiento y 

la ruptura de los diferentes tipos de comunicaciones llevadas por la cen­

tral y porque comprende memorias de traducción, un circuito de sincroniza 

ción, un circuito de selección de direccionado, y porque se conecta al diá 

positivo lógica de control por una barra de intercambios, una línea de - 

control y a la barra de direccionado, y porque el módulo memoria auxilar 

asegura la memorización de las tasas relativas a los abonados de la centri 

y se conecta al dispositivo lógica de control por una barra de intercam­

bios, una línea de control y una barra de direccionado.

18. - Perfeccionamientos en centrales de telecomunicación tem­

poral; tal y como queda sustancialmente descrito en la presente Memoria e
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